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table alphanumérique 
Types Pages Types Pages Types Pages 

AS1000 98 GXB10162 21 HEF4072 54 
AS1100 98 GXB10164 21 HEF4073 54 

GXB10165 21 HEF4075 54 
CA3089 151 - 152 GXB10170 21 HEF4076 54 

GXB10171 21 HEF4077 54 
CM2140 77 GXB10172 21 HEF4078 54 
CM2150 77 GXB10173 21 HEF4081 54 
CM3021 77 GXB10174 21 HEF4082 54 
CM3041 77 GXB10175 20 HEF4085 54 
CM3400 77 GXB10176 20 HEF4086 54 
CM3530 77 GXB10179 21 HEF4093 55 
CM3940 77 GXB10180 21 HEF4094 54 

GXB10181 21 HEF4104 55 
CN6571A 77 GXB10188 20 HEF4502 54 

GXB10189 20 HEF4505 55 
CT373 75 GXB10190 21 HEF4508 55 
CT374 75 GXB10191 21 HEF4510 55 

GXB10192 20 HEF4511 55 
DM7820 112 GXB10210 20 HEF4512 55 
DM7820A 112 GXB10211 20 HEF4514 55 
DM7830 112 GXB10212 20 HEF4515 55 
DM8820 112 GXB10216 20 HEF4516 55 
DM8820A 112 GXB10231 20 HEF4517 54 
DM8830 112 GXB10405 21 -70 HEF4518 55 
DM8880 112 GXB10410 21 -70 HEF4519 55 

GXB10415 21-70 HEF4520 55 
D52000 98 HEF4521 55 
D53611 113 GZF1106 59 HEF4528 55 
D53612 113 GZF1200 59 HEF4532 55 
D53613 113 GZF1201 59 HEF4534 55 
D53614 113 GZF1400 59-75 HEF4539 55 

HEF4543 55 
GXB10100 20 HEF4000 54 HEF4555 55 
GXB10101 20 HEF4001 54 HEF4556 55 
GXB10102 20 HEF4002 54 HEF4557 54 
GXB10103 20 HEF4006 54 HEF4583 55 
GXB10104 20 HEF4007 54 HEF4585 55 
GXB10105 20 HEF4008 55 HEF4720 55-75 
GXB10106 20 HEF4011 54 HEF4721 55-75-94 
GXB10107 20 HEF4012 54 HEF4724 54 
GXB10108 20 HEF4013 55 HEF4731 54 
GXB10109 20 HEF4014 54 HEF4736 55-75-94 
GXB10110 20 HEF4015 54 HEF4737 55 
GXB10111 20 HEF4016 55 HEF4739 55 
G_XB10112 20 HEF4017 55 HEF40097 54 
GXB10113 20 HEF4018 55 HEF40106 54 
GXB10114 20 HEF4019 55 HEF40098 54 
GXB10115 20 HEF4020 55 HEF40160 55 
GXB10116 20 HEF4021 54 HEF40161 55 
GXB10117 20 HEF4022 55 HEF40162 55 
GXB10118 20 HEF4023 55 HEF40163 55 
GXB10119 20 HEF4024 55 HEF40174 54 
GXB10121 20 HEF4025 54 HEF40175 54 
GXB10124 20 HEF4027 54 HEF40192 55 
GXB10125 20 HEF4028 55 HEF40193 55 
GXB10129 20 HEF4029 55 HEF40194 54 
GXB10130 20 HEF4030 54 HEF40195 54 
GXB10131 20 HEF4031 54 
GXB10132 21 HEF4035 54 KT9100 98 
GXB10133 20 HEF4040 55 KT9500 98 
GXB10134 21 HEF4041 54 
GXB10135 20 HEF4042 54 LF155 129 
GXB10136 21 HEF4043 54 LF156 129 
GXB10137 21 HEF4044 54 LF157 127 
GXB10139 21 HEF4046 55 LF355 129 
GXB10140 55-21 HEF4047 55 LF356 129 
GXB10141 21 HEF4049 54 LF357 129 
GXB10142 21 HEF4050 54 
GXB10144 21 HEF4051 55 LH2101A 130 
GXB10145 21 HEF4052 55 LH2108 130 
GXB10148 21 HEF4053 55 LH2108A 130 
GXB10149 21 HEF4066 55 LH2301A 130 
GXB10155 21 HEF4067 55 LH2308 130 
GXB10158 21 HEF4068 54 LH2308A 130 
GXB10159 21 HEF4069 54 
GXB10160 21 HEF4070 54 LM101A 129 
GXB10161 21 HEF4071 54 LM107 129 
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Types Pages Types Pages Types Pages 

LM108 129 N74H08 30 N74LS113 33 
LM108A 129 N74H10 30 N74LS114 33 
LM109 132 N74H11 30 N74LS125 34 
LM111 132 N74H20 30 N74LS126 34 
LM119 131 N74H21 30 N74LS132 34 
LM 124 130 N74H22 30 N74LS136 34 
LM139 131 N74H30 30 N74LS138 34 
LM158 131 N74H32 3 1 N74LS139 34 
LM301A 129 N74H 33 31 N74LS145 34 
LM307 129 N74H40 31 N74LS151 34 
LM308 129 N74H50 3 1 N74LS153 34 
LM308A 129 N74H51 31 N74LS154 34 
LM 309 132 N74H52 31 N74LS155 34 
LM 31 1 131 N74H53 3 1 N74LS156 34 
LM319 131 N74H54 32 N74LS157 34 
LM324 130 N74H60 32 N74LS158 35 
LM339 131 N74H61 32 N74LS160 35 
LM358 131 N74H62 32 N74LS16 1 35 
LM 381 / 381A 148 N74H71 32 N74LS162 35 
LM382 148 N74H72 32 N74LS163 35 
LM387 148 N74H73 32 N74LS164 35 

N74H74 32 N74LS170 35 
M 2 102. 4 76 N74H76 32 N74LS173 35 
M 2 102.6 76 N74H101 33 N74LS 174 35 

N74H102 33 N74LS175 35 
MC1456 130 N74H103 33 N74 LS181 35 
MC1458 131 N74H106 33 N74LS190 35 
MC1488 11 2 N74H108 33 N74LS191 35 
MC1489 11 2 N74H196 36 N74LS192 36 
MC1489A 11 2 N74H197 36 N74LS193 36 
MC1496 133 N74LS194 36 
MC1556 130 N74LS00 30 N74 LS1 95 36 
MC1596 133 N74LS01 30 N74LS196 36 
M C3302 13 1 N74LS02 30 N74 LS 197 36 

N74LS03 30 N74LS221 36 
N3101A 71 N74LS04 30 N74LS240 36 
N5596 133 N74LS05 30 N74LS241 36 
N8204 72 N74LS08 30 N74LS242 36 
N8220 73 N74LS09 30 N74LS243 36 
N8228 72 N74LS10 30 N74LS251 36 

N74 LS11 30 N74LS253 36 
NE501 129 N74LS1 2 30 N74LS254 36 
NE510 129 N74LS13 30 N74LS257 36 
NE511 129 N74LS14 30 N74LS258 36 
NE515 125 N74LS15 30 N74LS260 36 
NE521 131 N74LS20 36 N74LS261 36 
NE522 131 N74LS2 1 30 N74LS266 36 
NE526 131 N74LS22 30 N74LS279 37 
NE527 131 N74LS26 31 N74LS283 37 
NE529 131 N74LS27 31 N74LS290 37 
NE53 1 130 N74 LS28 31 N74LS293 37 
NE535 130 N74LS30 31 N74LS295A 37 
NE536 130 N74LS32 3 1 N74LS298 37 
NE540 148 N74LS33 3 1 N74LS365 37 
NE5tJ.? 148 N74LS37 3 1 N74LS366 37 
NE543 160 N74LS38 31 N74LS367 37 
NE544 160 N74LS40 31 N74LS368 37 
NE546 152 N74LS42 3 1 N74 LS373 37 
NE555 133 N74LS51 3 1 N74LS374 37 
NE556 133 N74LS54 32 N74LS375 37 
NE560 133 N74LS55 32 N74LS386 37 
NE561 132 N74LS73 32 N74LS390 37 
NE562 132 N74LS74 32 N74LS393 37 
NE565 132 N74LS75 32 N74LS395 37 
NE566 132 N74LS76 32 N74LS490 37 
NE567 132 N74LS78 32 N74LS670 37 
NE570 133 N74 LS83 32 
NE571 133 N74LS85 32 N74S00 30 
NE582 111 N74LS86 32 N74S03 30 
NE584 111 N74LS90 32 N74S04 30 
NE585 111 N74LS92 33 N74S05 30 
NE592 129 N74LS93 33 N74S10 30 

N74LS95 33 N74S11 30 
N74H00 30 N74LS96 33 N74S15 30 
N74H01 30 N74LS107 33 N74S20 30 
N74H04 30 N74LS109 33 N74S2 1 30 
N74H05 30 N74LS11 2 33 N74S22 30 
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Types Pages Types Pages Types Pages 

N74S37 31 N82S215 72 N74100 33 
N74S38 31 N82S223 72 N74107 33 
N74S40 31 N82S224 72 N74109 33 
N74S64 32 N82S226 72 N74110 33 
N74S65 32 N82S229 72 N74116 33 
N74S74 32 N82S230 72 N74121 33 
N74S86 32 N82S231 72 N74122 33 
N74S89 71 N82S236 72 N741 23 33 
N74S112 33 N82 S237 72 N74125 34 
N74S113 33 N82S240 72 N74126 34 
N74S114 33 N82S241 72 N74128 34 
N74S133 34 N82S280 72 N74132 34 
N74S134 34 N82S281 72 N74145 34 
N74S135 34 N82S2 84 72 N74147 34 
N74S138 34 N82S285 72 N74148 34 
N74S139 34 N82S290 72 N74150 34 
N74S140 34 N82S291 72 N74151 34 
N74S151 34 N82S2708 72 N74153 34 
N74S153 34 N7 4 154 34 
N74S 157 34 N3101A 71 N74155 34 
N74S158 35 N5596 133 N74156 34 
N74S172 35 N7400 30 N74157 34 
N74S174 35 N7401 30 N74158 35 
N74S175 35 N7402 30 N741 60 35 
N74S176 35 N7403 30 N74161 35 
N74S177 35 N7404 30 N74162 35 
N74S 178 35 N7405 30 N74163 35 
N74S179 35 N7406 30 N74164 35 
N74S181 35 N7407 30 N74165 35 
N74S182 35 N7408 30 N74 166 35 
N74S189 71 N7409 30 N74170 35 
N74S194 36 N74 10 30 N74173 35 
N74S195 36 N7411 30 N74174 35 
N74S196 36 N741 3 30 N74175 35 
N74S197 36 N7414 30 N74176 35 
N74S200 71 N741 6 30 N74177 35 
N74S201 71 N7417 30 N74178 35 
N74S251 36 N7420 30 N74179 35 
N74S253 36 N7421 30 N74180 35 
N74S257 36 N7425 30 N74181 35 
N74S258 26 N7426 31 N74182 35 
N74S260 36 N7427 3 1 N74190 35 
N74S280 37 N7428 3 1 N74191 35 
N74S301 71 N7430 3 1 N74192 36 

N7432 31 N74193 36 
N82S05 72 N7433 31 N74194 36 
N82S09 71 N7437 31 N74195 36 
N82S10 71 N7438 3 1 N74196 36 
N82S11 71 N7439 31 N74197 36 
N82S12 72 N7440 31 N74198 36 
N82S16 71 N7442 31 N74199 36 
N82S17 71 N7443 31 N74221 36 
N82S21 74 N7444 31 N74279 37 
N82S23 73 N7445 31 N74283 37 
N82S25 71 N7446A 31 N74298 37 
N82S27 72 N7447A 31 N74365 37 
N82S100 74 N7448 3 1 N74366 37 
N82S101 74 N7450 31 N74367 37 
N82S102 74 N7451 31 N74368 37 
N82S103 74 N7453 31 
N82S112 72 N7454 32 N93415 71 
N82S114 72 N7460 32 
N82S115 72 N7470 32 PC1001 98 
N82S116 71 N7472 32 PC1500 98 
N82S117 71 N7473 32 PC2000 98 
N82S123 72 N7474 32 PC3000 98 
N82S126 72 N7475 32 
N82S129 72 N7476 32 PL 1000 98 
N82S130 72 N7480 32 PL 1100 98 
N82S131 72 N7483 32 
N82S136 72 N7485 32 S3 101 A 71 
N82S137 72 N7486 32 
N82S140 72 N7490 32 SAA 1014/ 10142 159 
N82S141 72 N7491 32 SAA1031P 157 
N82S180 72 N7492 33 SAA103 2 P 157 
N82S181 72 N7493 33 
N82S184 72 N7494 33 SAF1034 18 
N82S185 72 N7495 33 SAF15 34 18 
N82S190 72 N7496 33 
N82S191 72 SAH 220 149 
N82S200 72 N8204 72 
N82S201 72 N8220 73 SAK140A 160 
N82S214 72 N8228 72 SAK150 160 
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Types Pages Types Pages Types Pages 

SBAl 115 159 S54LS 10 39 S54LS293 45 
S54LS11 39 S54LS295 45 

5D5000 134 S54LS12 39 S54LS365 45 
5D5001 134 S54LS13 39 S54LS366 45 
5D5100 134 S54LS 14 39 S54LS367 45 
D55101 134 S54LS15 39 S54LS368 45 
5D5200 134 S54LS20 39 S54LS375 45 
5D5301 134 S54LS21 39 S54LS386 45 
5D5600 134 S54LS22 39 S54LS670 45 

S54LS26 40 
SE501 129 S54LS27 40 S54S00 39 
SE510 129 S54LS28 40 S54S02 39 
SE511 129 S54LS30 40 S54S03 39 
SE515 129 S54LS32 40 S54S04 39 
SE526 131 S54LS33 40 S54S05 39 
SE527 131 S54LS37 40 S54S08 39 
SE529 131 S54LS38 40 S54S09 39 
SE531 130 S54LS40 40 S54S10 39 
SE532 131 S54LS42 40 S54S11 39 
SE535 130 S54LS51 40 S54S12 39 
SE536 130 S54LS54 40 S54S15 39 
SE540 148 S54LS55 41 S54S20 39 
SE550 133 S54LS73 41 S54S22 39 
SE555 133 S54LS74 41 S54S32 40 
SE556 133 S54LS75 41 S54S37 40 
SE565 132 S54LS76 41 S54S42 40 
SE566 132 S54LS78 41 S54S51 40 
SE567 132 S54LS83 41 S54S64 41 
SE592 129 S54LS85 41 S54S65 41 

S54LS86 41 S54S74 41 
SM1000 98 S54LS90 41 S54S85 41 
SM1100 98 S54LS92 41 S54S86 41 

S54LS93 41 S54S112 42 
S8T09 46 S54LS95 42 S54S113 42 
S8T10 46 S54LS96 42 S54S133 43 
S8T13 46 S54LS 107 42 S54S134 43 
S8T14 46 S54LS 109 42 S54S139 43 
S8T18 46 S54LS112 42 S54S140 43 
S8T37 46 S54LS113 42 S54S151 43 
S8T80 46 S54LS114 42 S54S153 43 
S8T90 46 S54LS121 42 S54S157 43 

S54LS 122 42 S54S158 43 
S54H00 39 S54LS123 42 S54S181 44 
S54H01 39 S54LS125 42 S54S261 45 
S54H02 - 39 S54LS 126 42 
S54H04 39 S54LS 132 43 S82S09 71 
S54H05 39 S54LS 136 43 S82S10 71 
S54H08 39 S54LS138 43 S82S11 71 
S54H10 39 S54LS 139 43 S82S16 71 
S54 H11 39 S54LS 145 43 S82S17 71 
S54H20 39 S54LS151 43 S82S23 73 
S54H21 39 S54LS153 43 S82S25 71 
S54H22 39 S54LS154 43 S82S100 74 
S54H30 40 S54LS156 43 S82S101 74 
S54H40 40 S54LS157 43 S82S102 74 
S54H50 40 S54LS 158 43 S82S103 74 
S54H51 40 S54LS 160 43 S82S114 73 
S54H5 2 40 S54LS161 43 S82S115 73 
S54H53 40 S54LS162 44 S82S123 73 
S54H54 40 S54LS 163 44 S82S126 73 
S54H55 41 S54LS 164 44 S82S129 73 
S54H60 41 S54LS 170 44 S82S130 73 
S54H61 41 S54LS 173 44 S82S131 73 
S54H62 41 S54LS174 44 S82S136 73 
S54H71 41 S54LS175 44 S82S137 73 
S54H72 41 S54LS181 44 S82S140 73 
S54H73 41 S54LS 190 44 S82S141 73 
S54H74 41 S54LS191 44 S82S180 73 
S54H76 41 S54LS 192 44 S82S181 73 
S54H101 42 S54LS193 44 S82S190 73 
S54H102 42 S54LS194 45 S82S191 73 
S54H103 42 S54LS 195 45 S82S200 72 
S54H106 42 S54LS220 45 S82S201 72 
S54H108 42 S54LS251 45 S82S223 72 

S54LS255 45 S82S224 72 
S54LS00 39 S54LS257 45 S82S226 72 
S54LS01 39 S54LS258 45 S82S229 72 
S54LS02 39 S54LS260 45 S82S230 72 
S54LS03 39 S54LS261 45 S82S231 72 
S54LS04 39 S54LS266 45 S82S236 72 
S54LS05 39 S54LS279 45 S82S237 72 
S54LS08 39 S54LS283 45 S82S240 72 
S54LS09 39 S54LS290 45 S82S241 72 
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S82S280 72 S54 160 43 TDA2530 156 
S82S28 1 72 S5416 1 43 TDA2560 156 

S 54 162 44 TDA2571 155 
S310 1A 71 S54 163 44 TDA2 581 156 

S54164 44 TDA2590 155 
S5400 39 S54165 44 TDA2600 157 
S5401 39 S54166 44 TDA26 10 149 
S5402 39 S 54170 44 TDA261 1A 149 
S5403 39 S54174 44 TDA2620 157 
S5404 39 S54175 44 TDA2630/ 31 157 
S5405 39 S54180 44 TDA2640 156 
S5406 39 S54181 44 TDA3081 113 
S5407 39 S54182 44 TDA3082 113 
S5408 39 S54190 44 TDA3083 113 
S5409 39 S54191 44 TDA4250 130 
S5410 39 S54192 44 
S5411 39 S54193 44 TDB1030 157 
S5413 39 S54194 44 
S5414 39 S54 198 45 UA709 130 
S54 16 39 S54 199 45 UA7 09• 130 
S5417 39 S54279 45 UA710 13 1 
S5420 39 UA710C 131 
S5421 39 S93425A 7 1 UA711 131 
S5426 40 UA711C 131 
S5427 40 TAA550 156 UA723 132 
S5428 40 UA723C 132 
S5430 40 TBA1205 151 -154 UA733 129 
S5432 40 TBA120U 151 -154 UA733C 129 
S5433 40 TBA530 155 UA740 130 
S5437 40 TBA540 155 UA740C 130 
S5438 40 TBA570A 151 UA741 130 
S5440 40 TBA673 133 UA741C 130 
S5442 40 TBA700 151 UA747 131 
S5443 40 TBA720A 155 UA747C 131 
S5444 40 TBA750A 154 UA748 130 
S5445 40 TBA890 154 UA748C 130 
S5446 40 TBA900 154 UA758 152 
S5447 40 TBA9 15 133 
S5448 40 TBA920 155 UDN57 11 113 
S5450 40 TBA970 154 UDN5712 113 
S5451 40 TBA1440 UDN5713 113 
S5453 40 UDN5714 113 
S5454 40 TCA240 133 
S5460 41 TCA280A 159 ULN2001 114 
S5470 41 TCA290A 152 ULN2002 114 
S5472 41 TCA420A 151 ULN2003 114 
S5473 41 TCA440 151 -152 ULN2004 114 
S5474 41 TCA520B 130 
S5475 41 TCA530 15 1 8T09 112 
S5476 41 TCA540 154 8T10 11 2 
S5480 41 TCA640 155 8T13 112 
S5483 41 TCA650 155 8T14 112 
S5485 41 TCA6608 156 8T15 112 
S5486 41 TCA730 148 8T16 112 
S5490 41 TCA740 148 8T18 114 
S5491 41 TCA750 15 1 8T20 114 
S5492 41 TCA760B 149 8T23 112 
S5493 41 TCA770 133 8T24 112 
S5494 42 TCA980 133 8T26 112 
S5495 42 8T26A 94- 102 
S54100 42 TDA1 001 152 8T28 11 2 
S54 106 42 TDA1002 148 8T28/ 34 94- 102 
S54107 42 TDA1 003 149 8T30 112 
S54109 42 
S54116 42 

TDA 1004A 149 
TDA1005 152 

8T31 94- 11 .2 
8T32/33 101 

S54121 42 TDA1 006 152- 159 8T34 11 2 
S54123 42 TDA1 009 149 8T35/ 36 101 
S54125 42 TDA1010 149-152 8T37 113 
S54126 42 TDA1 022 149 8T38 113 
S54128 43 TDA1 023 159 8T80 113 
S54132 43 
S54145 43 

TDA10j4 159 
TDA10 8 148 

8T90 113 
8T93/ 94 113 

S54 147 43 TDA1029 148 8T95/ 96/ 97/ 98 113 
S54148 43 TDA1034 130 8T363 114 
S54150 43 TDA1038 154 8T380 113 
S54151 43 TDA1039 154 
S54152 43 TDA1050 152 8X01 102 
S54153 43 TDA10598 149- 152-159 8X02 100 
S54154 43 TDA1 059C 149- 152-159 8X03/04 102 
S54155 43 TDA1 060 132 8X06 102 
S54156 43 TDA1 069 149- 160 8X07 101 - 102 
S54 157 43 TDA2441 154 8X300 103 
S54 158 43 TDA2522 156 
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2 1F02 76 2 102A4 76 3000KT-8080S K 104 
2 1 F02 .2 76 2 102A6 76 3001 100 
21 F02 .4 76 2102AL 76 3002 99 

2102AL2 76 3207 111 
2 1 L02 76 2 102AL4 76 3207A1 111 
2 1 L02.1 76 2 111 76 7520 111 
2 1 L02.2 76 21 11 / 1 76 7521 11 1 
2 1 L02 .3 76 21 11 / 2 76 7522 111 

2 11 2 76 7523 111 
74S182 100 2 11 2/2 76 7524 111 

2 11 5 76 7525 111 
75S107 112- 131 2 125 76 8200 38-46 
75S108 11 2 - 131 8201 38-46 
75S207 111 - 13 1 2501 76 8202 38-46 
75S208 111 - 131 25L01 76 8203 38-46 

2502 78 8230 38-46 
78LXXAC 132 2503 78 8231 3 8-46 
78LXXC 132 - 156 2504 78 8232 38-46 
78MGXX 132 2505 78 8233 38-46 
78MXX 132 2506 78 8234 38-46 
78MXXC 132- 15 6 2507 78 8241 38-46 
78XX 132- 156 2509 78 8242 38-46 
78XXC 156 25 10 78 8243 38-46 

2511 78 8250 38-46 
79XX 132 2512 78 8251 38-46 

2513 77 8252 38-46 
82LS10 71 25 16 77 8260 38-4 6 
82LS11 7 1 25 17 78 8261 38-46 

2518 78 8262 38-46 
82S09 94- 103 25 19 78 8263 38-46 
82S10/ 11 94 252 1 78 8264 38-46 
82S11 103 2522 78 8266 38-46 
82S16 103 2524 78 8267 38-46 
82S23/ 123 94 2525 78 8268 38-46 
82S30 38 2526 77 8269 38 
82S33 38 2527 78 8270 38-46 
82S34 38 2528 78 8271 38-46 
82S41 38 2529 78 8273 38-46 
82S42 38 2530 77 8274 38-46 
82S50 38 2532 78 8277 38 
82S51 38 2533 78 8280 38-46 
82S52 38 2580 77 8281 38-46 
82S62 38 2600 77 8284 38-46 
82S66 38 2601 76 -94 8285 38-46 
82S67 38 2602 76 8288 38-46 
82S70 38 2602.1 76 8290 38-46 
82S71 38 ~602 .2 76 9291 38-46 
82S82 38 2604 77 10139 55 
82S83 38 2606 76 10140 70 
82S90 38 2606.1 76 10142 70 
82S91 38 2607 77 10 144 70 
82S 100/ 101 86-100 2608 77 -94 10145 70 
82S102/ 103 87 2608.1 77 10148 70 
82S110 71 2609 77 10149 55 
82S111 71 2611 76-94 10155 70 
82S114/ 124 94 2612 76-94 
82S115/ 125 94 2613 76 55325 111 
82S116 103 26 14 76 55450B 114 
82S126/ 129 94 2616 77 55451B 114 
82S129/ 229 103 2617 77 55452B 114 
82S130 94 2630 75 55453B 114 
82S 131/ 231 94 2632 77 55454B 114 
82S136 94 2640 75 
82S137 94 2650 92 75324 111 
82S 140/ 141 94 265 1 94 75325 111 
82S 181 / 281 103 2652 95 75361A 111 
82S209 7 1 2655 96 75450B 114 
82S210 7 1 2656 97 75451B 114 
82S400 7 1 75452B 114 
82S401 71 2660 75 75453B 114 

2660.1 . 75 75454B 114 
1103 75 2660.2 75 
1103/ 1 75 2675 75 
1702A 78 2675.1 75 
2048 78 2675.2 75 
2 101 76 2680 75-94 
210 1/ 1 76 2680. 1 75 
2101 / 2 76 2680.2 75 
2102 94-76 
2 102/ 1 76 2704 71 -94 
2 102/2 76 2708 71 -94 
2 102A 76 
2 102A2 76 3000KT- 100SK 104 
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circuits intégrés digitaux 

Photomicrographie du microprocesseur 2650 
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circuits intégrés ECL 

Mémoire programmable ECL 1024 bits (256 x 4) , type GXB 10149. 
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circuits intégrés ECL subnanosecondes 
aperçu technique 

Poursuivant son effort dans le domaine des circuits intégrés ECL rapides dans lequel elle a déjà une notoriété 
mondiale et une position de leader eu ropéen, RTC LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC présente sa seconde 
génération de circuits intégrés ECL. 

Afin de satisfaire les besoins des nouvelles générations d 'ordinateurs et de systèmes de télécommunication en 
circuits standard et en circuits LSI « à la demande», les équipes du Centre industriel RTC à CAEN ont mis au point 
un nouveau procédé technologique utilisant l'isolement latéral par oxyde. Ce procédé appelé « SUBI LO » permet 
de fabriquer des circuits intégrés ultra rapides et de haute densité d'intégration. 

COLLECTEUR EMETTEUR f 8 

1 

.. 

BASE 

Procédé Subilo (coupe d 'un t ransisto r) 

Par rapport aux technologies conventionnelles(« PLANAIRES») à isol ement par jonction, les technologies« ILO » 
et« SUBI LO» à isolement latéral par oxyde, permettent une réduction sensible de la surface des transistors et, par 
conséquent, une augmentation de densité d'intégration. Ce résultat est obtenu en remplacant la diffusion 
d'isolement P par une croissance d 'oxyde de silicium . 

- Par rapport à la technologie« ILO », la technologie « SUBI LO» permet une nouvelle réduction de la surface du 
transistor en supprimant la zone comprise entre l'émetteur et l 'oxyde d'isolement. Il en résulte une réduction 
sensible de la capacité co llecteur-base et, par le fait , une importante amélioration des performances dynamiques 
du transistor. 

Coupe suivant l'axe a a', 
perpendiculairement à 
la figure ci -dessus 

Technologie 

Surface du 
plus petit transistor 

Exemples d 'utilisation 

«PLANAIRE» 

3 000 flm 2 

1,5 GHz 

GXB 10000 

Les produits envisagés dans cette nouvelle technologie sont : 

« ILO » 

1 500 fl m2 

1,7 GHz 

Mémoires ECL 

îl
l 1 

. 
+ 

1 

« SUBI LO» 

700 fl m2 

4,5GHz 

Logiques et mémoires 
ultra rapides 

une famille standard comprenant environ 25 types SSI ou LSI, appelée série ECL 100 000, 
des mémoires RAM ou PROM compatibles avec la série ECL 100 000, 
des circuits LSI de haute complexité faisant essentiellement appel aux concepts des « réseaux de portes» ou de 
cellules logiques, 
des fonctions particulières très rapides principalement destinées aux applications des télécommunications ou de 
l'instrumentation rapide. 

15 



circuits intégrés subnanosecondes (suiteJ 

série ECL 100.000 

traits principaux 

• très grande rapidité : 0, 7 5 ns typique 
• compensation en tension d'alimentation et température des niveaux logiques et temps de propagation 
• sortie basse impédance sur émetteur suiveur, permettant l'attaque de lignes de transmission et la réalisation 

de OU câblés 
• sorties complémentaires 

types projetés 

Type Fonction 

100101 SSI triple porte OU/ OU - NON, 5 entrées 
102 SSI quintuple porte OU/ OU- NON, 2 entrées 
112 SSI quadruple émetteur de ligne 
117 SSI triple opérateur OU- ET/ OU - ET inverse 

(2 portes OU à 2 entrées par opérateur) 
118 SSI opérateur OU - ET/ OU/-ET inverse 
141 MSI registre à décalage 8 bits 
150 MSI sextuple bascule D à verrouillage 
155 MSI quadruple multiplexeur à verrouillage 
158 MSI matrice à décalage 8 bits 
160 MSI double générateur de parité 9 bits 
164 MSI multiplexeur à 16 entrées 
165 MSI encodeur universel à priorité 
170 MSI démultiplexeur/ décodeur 
1 71 MSI triple multiplexeur 3 bits 
181 MSI unité arithmétique et logique 4 bits 

16 



caractéristiques générales statiques 
caractéristiques d'entrée 
(VEE = - 4,5, Vc c = 0 V, Î A = 0°C à + 75 °C 

Ca ractéri stiques 

Niveau d 'entrée 
à l'état haut 

Niveau d 'entrée 
à l'état bas 

caractéristique de transfert 

;,OLT 1 1 6 10) 

VOL'"' ' t 1 620 1 

> 

-
' ; > 

caractéristiques de sortie 

Caractéri stiques 

N ive au de sorti e 
à l'état haut 

Niveau de sortie 
à l'éta t bas 

Nivea u de seuil 
en so rti e à l'état haut 

Niveau de seuil 
en sorti e à l'état bas 

Symbole 

VIH min 
max 

VIL min 
max 

Symbo le 

{ 
min 

VoH typ 
max 

{ 
min 

Vol typ 
ma x 

VQHT min 

VOLT max 

Valeur 

- 1 16 5 
- 880 

- 1 860 
- 1475 

VEE = - 4,5 + 5 %, 
Vcc = OV, 
RL = 50 Q à 2 V, 
TA0°C à + 75°c 

Va leur 

- 1 025 
- 955 
- 880 

- 1 810 
- 1 705 
- 1 620 

- 1 035 

- 1 610 

Unité 

mV 
mV 

mV 
mV 

Uni té 

mV 
mV 
mV 

mV 
mV 
mV 

mV 

mV 
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circuits intégrés subnanosecondes (suite) 

diviseurs de fréquence U.H.F. 

SAF 1034 E : 1 GHz 
SAF 1534 E: 1,5 GHz 

- diviseurs par 4 

(fréquences de travail garanties) 

- gamme de température : - 40 °C, + 85 °C 
- tension d 'alimentation : - 5,2 V± 5 % 
- consommation (typ) : 250 mW 
- niveaux logiques de sortie : ECL 10 000 
- entrées différentielles 
- boîtier céramique OIL 14 broches 

domaines d'applications 

• Instrumentation rapide (compteurs et fréquencemètres , synthétiseurs de fréquence, oscilloscopie, instrumen­
tation nucléaire ... ) 

• Télécommunications 

18 



circuits intégrés de la série GXB 10 000 

Avec la série GXB 10 000, R.T.C. dispose d'une famille de circuits intégrés ECL riche de 60 fonctions logiques 
environ, largement complétée par des mémoires RAM et PROM . La plupart de ces circuits fi gurent au catalogue 
sous encapsulation plastique et céramique. 

Conçue pour des applications digitales à haute vitesse ( 100 à 150 MHz) , cette famille présente un temps de 
propagation moyen de 2,0 ns et une consommation de 25 mW par porte. 

En outre, certains circuits ( 10 200) de la famille GX existent dans une version rapide caractérisée par un temps de 
propagation de 1,5 ns par porte pour une égale consommation. 

La série GX, interchangeable avec les séries ECL 10 000, est spécialement recommandée dans les domaines suivants: 
• calcul (unités centrales et mémoires rapides de calculateurs, périphériques rapides) 
• téléphonie (systèmes à organisation numérique, transmissions digitales, etc.) 
• instrumentation rapide (synthétiseurs de fréquence, électronique nucléaire, etc.) 

caractéristiques typiques de base 

Temps de propagation moyen tp 2 ns Tension d'alimentation 

Puissance consommée 
(par porte) 25 mW Gammes de température 

Tension de sortie (état H) -VQH 880 mV 

Tension de sortie (état L) -VOL 1,72 V Boîtier 

: VEE = - 5,2 V 

Vcc1 = Vcc2 = 0V 
: Tamb:0à75°C 
Tstg : - 55 à + 125°C 

: Cerdip ( 16 et 24 broches) 

- 0,65 - ----------------~ 
Tension 

~---------------0vcc2 
de sor tie ·ramb=25-C-

/V) -0.85 >-------+--+----+----+-- +-

-
2.05

_2.o -/8 -(6 -1,4 -1, 2 -/0 -0.8 -0,6 -0.• -0.2 0 
Tension d 't-ntr ~e (V} 

50kn 50kn 

>------------------u~E 

Sor tie 
ou 
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circuits intégrés de la série GXB 10.000 (suite) 

table alphanumérique par fonctions 

portes et opérateurs 

code proé lectron 

autre code 

GXB 10 100 
10 101 

~ 10 102 
10 103 
10 104 
10 105 
10 106 
10 107 
10 108 
10 109 
10 110 
10 111 
10 113 
10 117 

10 118 
10 119 
10 121 

10 210 
10 211 

interfaces 
GXB 10 112 

10 114 
10 115 
10 116 
10 124 
10 125 
10 129 
10 188 
10 189 
10 192 
10 212 

10 216 

bascules 
GXB 10 130 

10 131 
10 133 
10 135 
10 175 
10 176 
10 231 

20 

Quadrupl e porte OU - NON à 3 entrées ( 1 entrée commune) .. ...... . .. . 
Quadruple porte OU/ OU- NON à 2 entrées ( 1 entrée commune) ....... . 
Quadrupl e porte OU/ OU - NON à 2 entrées (3 OU - NON, 1 OU/ OU - NON) . 
Quadruple porte OU/ OU - NON à 2 entrées (3 OU, 1 OU/ OU- NON) . . . . . . 
Quadruple porte ET/ ET- NON à 2 entrées (3 ET, 1 ET- NON) ..... .. . .. . . 
Triple porte (2 .3.2) OU/ OU- NON ...... . ... . ......... ...... .. ... . 
Triple porte (4.3.3 ) OU- NON ........... . .... . ...... .... ....... . . 
Triple porte OU exclusif/ OU- NON exc lusif à 2 entrées ... .... . . . ... . . . 
Double porte ET/ ET- NON à 3 entrées ...... .. ... .... . ...... ...... . 
Double porte (4 .5) OU/ OU - NON .. ........ . ..... . .. . ..... . . · · · · · 
Double porte OU à 3 entrées et 3 sorties .... . .................... . 
Double porte OU - NON à 3 entrées et 3 sorties . .... .... . ... ........ . 
Quadrupl e porte OU exclusif ..... .. ... .... ...... . . .... . .... .... . 
Double opérateur OU- ET/ ET NON à 2 portes (2 .3) OU et 1 porte 
ET/ ET-NON .......... .... . . . .. ... .. . ... ...... ..... .. . ...... . 
Double opérateur OU- ET à 2 portes (3 entrées) OU et 1 porte ET . . .... . 
Opérateur OU- ET à 4 portes (4.3 .3.3) OU et 1 porte ET ... . .. . ... . ... . 
Opérateur OU - ET/ OU - ET- NON à 4 portes (3 .3 .3 .3) OU et 1 porte 
ET/ ET- NON ... . .. .. ... . .. . . ... ...... . ... ... ... ..... .. . . . ... . 
Double porte OU (3 entrées, 3 sorties) rapide . .. . .. ..... . ... .... . .. . 
Double porte OU - NON (3 entrées, 3 sorti es) rapide .............. . .. . 

Double émetteur de lignes (3 entrées, 1 sortie OU, 2 sorties OU - NON) .. . 
Triple récepteur de lignes (sorties complémentaires) . . ....... ...... . . 
Quadruple récepteur de lignes ... . ....... .. . . . . . . ... .. . . ....... . 
Tripl e récepteur de lignes (sorties co mplémentaires) ........ . ... .... . 
Quadruple translateur TTL- ECL ...... .. ........... . . ... . .. ..... . . 
Quadruple translateur ECL-TTL ..... .. .. ... . ... ......... .. .. .... . 
Quadruple récepteur de lignes bu s/t ranslateur TTUI BM à verrouillage .. . 
Sextuple porte de puissance (non inverseur) . .. ........ ... ......... . 
Sextuple inverseur .. .. .. .... .... .. .... .... . ...... . .. .. . .. .... . 
Quadruple émetteur de ligne . ........... . . . ....... . .. . ... .... .. . 
Double émetteur de ligne rapid e (3 entrées, 1 sortie OU, 2 sorties 
OU - NON) .... . .......... . ..... . ........ . .. ... ............. . 
Triple récepteur de lignes (sorties complémentaires) rapide . . . .... . ... . 

Double bascu le type D à verrouill age . . ........... ... . .. ......... . 
Double bascule maître esc lave, type D . . .............. .. . . ....... . 
Quadruple bascu le type D à verrouill age ........... ..... .. .. ..... . 
Double bascu le maître esc lave, type S- K ......................... . 
Quintuple bascule à verrouillage .... .. ......... . ......... . ..... . 
Sextuple bascule maître esclave, type D . ... ... .... . . ' ...... · ....... . 
Double bascule maître esc lave, type D rapide ........ .. . .... ....... . 

Boîtiers 

Piast. Cerdip Ceram. 

p D E 

N F 1 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 



compteurs et registres 

code proél ectron 

autre code 

GXB 10 136 C_çm_pte_ur/ décompteur binaire ............. ... .... .. .. ......... . 
10 137 Compteur/ décompteur décimal .. .. .. ...... ............ ..... ... . 
10 141 Registre à décalage 4 bits à usage universel ....................... . 

circuits complexes 
GXB10132 

10 134 
10 158 
10 159 
10 160 
10 161 
10 162 
10 164 
10 165 
10 170 
10 171 
10 172 
10 173 
10 174 
10 179 
10 180 
10 181 
10 190 
10 191 

mémoires 
GXB 10 139 

10 140 
10 142 
10 144 
10 145 
10 148 
10 149 
10 155 
10 405 
10 410* 
10 415* 

Double multiplexeur à verrouillage et remise à zéro commune ........ . 
Double multiplP.xeur à verrouillaqe ......................... .. .. . 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées (non inverseur) ................. . 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées (inverseur) ....... .. .. . . .... . .. . . 
Générateur/ contrôleur de parité 12 bits .. .. ...................... . 
Décodeur binaire 1 de 8 (sortie active à l'état bas) .................. . 
Décodeur binaire 1 à 8 (sortie active à l 'état haut) ..... ... .. .... .. .. . 
Multiplexeur à 8 entrées ............ ..... ....... ... ......... . • • 
Codeur binaire à 8 entrées avec priorité .......................... . 
Générateur/ contrôleur de parité 9 bits ...... .... .... . ... . . . . ..... . 
Double décodeur binaire 1 de 4 (sortie active à l'état bas) . . . ... . ... .. . 
Double décodeur binaire 1 de 4 (sortie active à l 'état haut) ....... .. .. . 
Quadruple multiplexeur à verrouillage ....... ....... .. . .... .. ..... . 
Double multiplexeur à 4 entrées .. ............. .... ... . ..... .... . 
Module de retenue anticipée ......... . .... .. ........... ...... .. . 
Double additionneur/ soustracteur ... .................. . ......... . 
Unité logique et arithmétique 4 bits .. ........ ................. .. . 
Quadruple récepteur de lignes/translateur MST- ECL .. ........ . .. . .. . 
Sextuple translateur ECL- MST .. ............................... . 

Mémoire programmable 256 bits (32 x 8) . .... . .................. . 
Mémoire lecture-écriture 64 bits (64 x 1) sortie 90 ohms .... ..... ... . 
Mémoire lecture-écriture 64 bits (64 x 1) rapide .... .. .. ... .. ..... . . 
M émoire lecture-écriture 256 bits (256 x 1) ... . .. . . ........... .... . 
Mémoire lecture-écriture 64 bits ( 16 x 4) ...... .. . .... ..... ... ... . . 
Mémoire lecture-écriture 64 bits (64 x 1) sorties 50 ohms ............ . 
Mémoire programmable 1 024 bits (256 x 4) ........ .... .... ...... . 
Mémoire à contenu adressable 16 bits (8 x 2) ...... . .. . ..... .. .... . 
Mémoire lecture-écriture 128 bits ( 128 x 1) ....................... . 
Mémoire lecture-éc riture 256 bits (256 x 1) ....................... . 
Mémoire lecture-écriture 1 024 bits ( 1 024 x 1) .................... . 

• Circuits en développement 

Piast. 

p 

N 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

Boîtiers 

Cerdip Ceram . 

D E 

F 1 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X X 

X 
X X 
X X 
X X 

21 



boitiers 
Pour des raisons de simplification, une nouvell e codification visant les boîtiers plastique a été adoptée depuis fin 
janvier 1977. Voir à ce sujet additif en fin de volume. 

22 

Boîtiers B et BA 

D 

z 

Boîtier I H 

Suivant type 

L = { 2 ,9-3,5 
3,4-3,9 6 .5 

A 

A ' ' t 
1 ~ ~~ 1@ 2 5 41@1 ~ 

~7 6 2 ) j i 
O . [_ _8 .25 _j 

-<'S 9 5 3 
0 . Jfi --14-.. . . 

Z _ { 1,2 7 
- 2 ,54 

LO --, 

"'· 0 
"') N 

0 31 
0 20 

Suivant typ t 

b 13 
7 .3 7 

o={ 

r [ ::.~ J p :;;,~;: ~; •M"SO O A G < 

1 7 5 3 

Boîtier IJ 

1 .65 

0 .5 1 

2 . 29 

"' M 
1 52 0 0 

ET 
cc ;!! 

ROC HE N ~ 1 
REPEREE AU 
MARQUAGE 

[[~~]] l 
21 .08 

1A .80 

0 . 3 1 

0 .20 

8 !J 
7 37 

2 ,9 - 3,5 
3,4 - 3, !::J 

DIL plastique 16 broches 

Simi laire à . 
JEDEC! EIA = MO 001 A C 
SITELE SC = F 117 ou F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

{ Rthja -= 160 °c/W max 
Boît ier B 

Rthjc -= 80 ° C/ W max 

{ Rthja -= 85 ° C/ W max 
Boît ier BA 

Rth jc -= 40 ° C/ W max 

DIL céramique 14 broches 

Similai re à · 

SITELE SC -= F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rth ja = 85 °C/ W m ax 

Rthjc = 22 ° C/ W m ax 

DI L céramique 16 broches 

Si milai re a : 
SITE LE SC c-= F 117 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 80 °c/W 

Rthjc = 20 °c/W 



Boîtier IN 

.:, M 
00 

1 .78 MN 

Jl~~~ 0 .5 3 1111_ 
2 79 

1 1
. BROCHE N • 1 

0 .38 11 l . · . REPEREE AU 
0 . 7 6 , ·52 2 , 29 MARQUAG E 

1 . 14 

□ 
a, M .. ,._ 
LO <f 

i-------"3-'-', .=2•~-----il -
30 . 10 

Boîtier FO 44A 

6 3!im i n 

.-

23,0. 26,0 

10, 16 mflK 

1 

i 

--+-·-· 
1 

1 

1._____,,,_~.............,....,.,.----, 

6,36m 1n 

0 .31 

0 .20 

15 .74 
'-o -------

14 ,99 

m • -· ' 

·-·-1-· ~ ~ ~ I ~ ~ ~ 
11 ~::: KDI O 121 lê§ 

Boîtier N 

32 m a )( 

~0.51min 

,, .. , ... Jl! 11.1r ~:.~ ~ ir!!_~ " 
2 . 54 ---l--1--- ( 11 X) 

12 

Suivarit type 

L= { 2 ,9-3,5 
3.4-3.9 

15 . 3 
17 . 2 

DIL céramique 24 broches 

Similaire à : 

SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 
Rthjc = 1 5 °C/W 

2,0J mOK 

~ 
Il o, 10 . 0. l !i 

Dl L plastique 24 broches 

Similaire à : 

JEDEC/EIA = MO 015 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °C/W max 

Rthjc = 50 °C/W max 
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boitiers (suïtel 

Boîtier WJ 

BRO C H !c No 1 

R[P[HH AI J MAR O IJ AGE 

1 

l 9 . 40 fa .99 

R_._3H ___ ra _. 2_2 __ 2=-4'-'.-"-3 "-R _ _ 

23 .BR 

~ O .u4 
0 .25 

CERPAC 16 broches 

Similaire à : 

JEOEC!EIA = M O 004 AF 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 195 °C/ W max 

Rthjc = 85 °C/ W max 



circuits intégrés TIL 

Unité arithmétique et logique 4 bits N74181. 
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tables d'équivalence 

Les appell ations des différents fabri cants de circuits intégrés peuvent être décomposées comme suit: 

un préfixe 
avec, en général, 

indication de sé rie 

- Préfixes et suffixes 

un suffixe avec 
indicat ion de boît ier 

N Plast ique 
F Cerdip 

Pour les prin cipal es famill es, l'équivalence en tre les différents préf ixes et suffixes est indiquée ci-dessou s. 

Série Gamme Boîtier RTC Tl Fairch ild N SC Sesco 

Préf ixe Suff. Préfixe Suff. Préfixe Suff. Préfixe Suff. Préfixe Suff. 

Normale Civi le Plastique N 74 N SN 74 N 9N PC DM 74 N SFC 4 E 
Cerd ip N 74 F 93 

96 

Mil itaire Cerdip S 54 F SN 54 j 54 DM DM 54 j SFC 4 J M 
Plat S 54 w SN 54 w 54 FM DM 54 w PM 

Rapide Civi le Plastique N 74H N SN 74H N 9 H PC DM 74 H N SFC 4 HE 
93 H 

Schottky Civi le Plastique N 74S N SN 74S N 9S PC DM 74S N SFC 4 SE 
93S 

Mil ita ire Cerdip S 54 S F SN 54S j 54S PC DM 54 S j SFC 4 SJ M 

LP. Schottky Civi le Plastique N 74LS N SN 74LS N 9 LS PC DM 74 LS N SFC 4 LS E 
Cerdip N 74LS F 93 LS 

Militaire Cerdip S 54 S F SN 54 LS j 54LS DM DM 54LS j SFC 4 LSJ M 
Plast ique S 54 S w SN 54LS w 54LS FM DM 54LS w SFC 4 LSP M 

- N° de type 

A l' exception de certai ns produits de la ga mm e FAIRCHILD (list e ci-dessous), les numéros de types sont identi ques. 
On les retrouvera dans les pages sui vantes . 

Equivalence des numéros de types : séri e 93/ 9 6 et sé ri e 74. 

Série 93 Sé ri e 74 Série 96 Série 74 

15 41 03 12 1 
25 141 64 24 
41 18 1 65 25 
42 182 

49 180 

52 42 

53 43 

54 44 

57 /:> 46 

57 B 47 

58 4 8 

60 192 

66 192 
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table alphanumérique par fonctions 

Civile Militaire Civile Militaire 

~ > > "E' 1? > -"' "E' > -"' 
0 i I ~ Cf) 

::: Cf) i I ~ Cf) ::: Cf) 
'o "' si- 0 ...J "'si- 0 ...J -c, ,-.. ·- si- - <:t .i::: <:t "O L!) ·- <:t - <:t .i::: <:t 0 ê z Q. ,-.. 0 ,-.. u ,-.. ê Cf) 

Q. L!) 0 L!) u L!) z 11. z -5 z Cf) z 11. Cf) -5 Cf) Cf) Cf) 
Cf) Cf) a.: üî Cf) c.. 

...J ...J 

~ > > "O -"' "E' -"' 
0 "E' > ::: Cf) i I > -a, I ~ Cf) ~ Cf) - Cf) 

"O "' <:t :2 <:t 0 ...J "' <:t 0 ...J 
"O ,-.. - <:t .i::: <:t "O L!) ·- <:t - <:t .i::: <:t 

0 ê z Q. ,-.. 0 ,-.. u ,-.. ê Cf) 
Q. L!) 0 L!) u L!) z 11. z -5 z Cf) z 11. Cf) -5 Cf) Cf) Cf) 

üî Cf) a.: üî Cf) c.. 
...J ...J 

portes buffers - inverseurs (suite) 

00 X X X X 28 X 
01 X X X 33 X X X 
02 X X 37 X X X 
03 X X X 38 X X X 
08 X X X 39 X 
09 X X 40 X X X X 
10 X X X X 125 X X 
11 X X X X 126 X X 
12 X 128 X 
15 X X 240 X 
20 X X X X 241 X 
21 X X X X 242 X 
22 X X X 243 X 
25 X 365 X X 
26 X X 366 X X 
27 X X 367 X X 
30 X X X 368 X X 
32 X X X 
50 X X 

51 X X 

52 X 

53 X X 

54 X X X 
55 X décodeurs - multiplexeurs 
60 X X 

61 X 
62 X 42 X 

64 X 43 X 

65 X 44 X 

86 X X X 138 X X 

133 X 139 X X 

135 X 147 X 

136 X 148 X 

260 150 X 

266 X 151 X X X 

386 X 153 X X X 
154 X X 
155 X X 
156 X X 

buffers - inverseurs 157 X X X 
158 X X X 
251 X X 

04 X X X X 253 X X 
05 X X X X 254 X 
06 X 257 X X 
07 X 258 X X 
16 X 26 1 X 
17 X 298 X X 
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Civile Mil itaire Civile Milita ire 

~ > > ~ > > 1: 1: > -"" 1: -"" 1: 1: > -"" 1: -"" 
0 a, I -;: (/J ~ (/J > ~ (/J 0 ~ I -;: (/J 

~ (/J 

~ I 
> ~ (/J 

'o "' -rj- :2 -rj- 0 .....J "' -rj- ~ I -;: (/J 0 .....J 'o "'-rj- 0 .....J "' -rj- -;: (/J 0 .....J 
"O r-- - -rj- .c -rj- "O l.{) - -rj- "O r-- · - -rj- - -rj- .c -rj- "O l.{) - -rj-C. r-- 0 r-- · - -rj- .c -rj- C. r-- 0 r-- · - -rj- .c -rj-

0 ~ z ~z -Bz u r-- ~ (/J C. l.{) 0 l.{) u l.{) 0 ~ z ~ z -B z 
u r-- ~ (/J 

C. l.{) 0 l.{) u l.{) z (/J z ~ (/J -B (/J (/J (/J z (/J z ~ (/J -B (/J (/J (/J en (/J a.. en (/J ci: en (/J a.. en (/J ci: 
.....J .....J .....J .....J 

décodeurs - drivers bascules 

45 X 13 X X 
4 6A X 14 X X 
47A X 70 X 

48 X 7 1 X 
140 X 72 X X 
145 X X 73 X X X 

74 X X X X 
76 X X X 
78 X 

compteurs 
101 X 
102 X 
103 X 
106 X 

90 X X 107 X X 
92 X X 108 X 
93 X X 109 X X 

160 X X 11 0 X 
16 1 X X 11 2 X X 
162 X X 11 3 X X 
163 X X 11 4 X X 
176 X X 12 1 X 
177 X X 122 X 
19 1 X X 123 X 
192 X X 132 X X 
193 X X 17 3 X X 
196 X X X X 174 X X X 
197 X X X X 17 5 X X X 
2 90 X 22 1 X X 
2 93 X 3 74 X 
390 X 
393 X latches 490 X 

75 X X 
100 X 

unités arithmétiques 2 79 X X 
373 X 
375 X 

80 X 
8 3 X X registres à décalage 
8 5 X X 

180 X 
181 X X X 9 1 X 
182 X X 94 X 
2 80 X 95 X X 
2 8 3 X 96 X X 
670 X 39 5 X 

2 9 



table alphanumérique par gammes 
gamme civile 
Ces produits sont livrables avec marquage PR0ELECTR0N sur demande. 
Exemple de codificat ion (type 00) 

SERIE RTC/ SIGNETICS PRO ELECTRON 

Normale N7400 GFB7400 

Rapide N74HOO GJB74HOO 

Schottky N74SOON GTB74SOO 

LP Schottky N74LSOO GMB74LSOO 

no 
Fonction 

type 
Norm ale Rapid e 

00 quadruple porte ET- NON à 2 ent rées N7400 N74HOO 

01 quadruple porte ET- NON à 2 entrées 
co llecteur ouvert N7401 N74H01 

02 quadruple porte OU - NON à 2 entrées N7402 

03 quadruple porte ET-NON à 2 entrées, 
co llecteur ouvert N7403 

04 sextuple inverseur N7404 N74H04 

05 sextuple inverseur, co ll ecteur ouvert N7405 N74H05 

06 sextuple inverseur de puissance, 
co llecteur ouvert N7406 

07 sextuple porte de puissance, 
col lecteur ouvert N7407 

08 quadruple porte ET à 2 entrées N7408 N74H08 

09 quadruple porte ET à 2 entrées 
collect eur ouvert N7409 

10 quadruple porte ET-NON à 3 entrées N7410 N74H10 

11 triple porte ET à 3 entrées N7411 N74H11 

12 triple porte NANO à 3 entrées, 
collecteur ouvert 

13 double trigger à 4 entrées N7413 

14 sextuple trigger N7414 

15 triple porte ET à 3 entrées, 
co llecteur ouvert 

16 sextuple inverseur de puissance 
collecteur ouvert N7416 

17 sextuple porte de pu issance, 
collecteur ouvert N7417 

20 double porte ET-NON à 4 entrées N7420 N74H20 

30 

SERIE 

Schottky LP Schott ky 

N74SOO N74LSOO 

N74LS01 

N74LS02 

N74S03 N74LS03 

N74S04 N74LS04 

N74S05 N74LS05 

N74LS08 

N74LS09 

N74S10 N74LS10 

N74S11 N74LS11 

N74LS12 

N74LS13 

N74LS14 

N74S15 N74LS 15 

N74S20 N74LS20 



no SERIE 
Fonction 

typ e 
Normale Rapide Schottky LP Schottky 

21 double porte ET à 4 entrées N7421 N74H2 1 N74S21 N74LS21 

22 double porte ET- NON à 4 entrées, 
co llecteu r ouvert N74H22 N74S22 N74LS22 

25 double porte OU- NON 
à 4 entrées N742 5 

26 quadruple porte ET- NON à 2 entrées, 
col lecteu r ouvert N7426 N74LS26 

27 triple porte OU- NON à 3 entrées N7427 N74LS27 

28 quadruple porte OU - NON de puissance 
à 2 entrées N7428 N74LS28 

30 porte ET-NON à 8 entrées N7430 N74H30 N74LS30 

32 quadruple porte OU à 2 entrées N7432 N74H32 N74LS32 

33 quadruple porte de pu issance OU -NON 
à 2 entrées N7433 N74H33 N74LS33 

37 quadruple porte ET-NON de puissance 
à 2 entrées N7437 N74S37 N74LS37 

38 quadruple porte ET-NON de puissance 
à 2 entrées et collecteur ouvert N7438 N74S38 N74LS38 

39 quadruple porte ET- NON de puissance 
à 2 entrées, collecteur ouvert N7439 

40 double porte ET-NON de puissance 
à 4 entrées N7440 N74H40 N74S40 N74LS40 

42 décodeur BCD/ décimal N7442 N74LS42 

43 décodeur « Excess 3 >il décimal N7443 

44 décodeur « Excess 3-G ray >il décimal N7444 

45 décodeur BCD/ décimal sortie co llecteur 
ouvert, haute tension N7445 

46A décodeur BCD 7 segments N7446 

47A décodeur BCD 7 segments N7447 

48 décodeur BCD 7 segments N7448 

50 double porte ET-OU -NON à 2 fois 2 
entrées + expanseur N7450 N74H50 

51 double porte ET-OU-NON à 2 foi s 2 
entrées N7451 N74H51 N74LS51 

52 porte ET-OU à 3 fois 2 entrées et 1 
fois 3 entrées N74H52 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme civile (suite) 

no 
Fon cti on 

type 
Norm ale 

53 porte ET-OU - NON à 4 fo is 2 ent rées 
+ expanseur N7453 

54 porte ET-OU -NON à 4 foi s 2 entrées N7454 

55 porte ET-OU - NON à 2 foi s 4 entrées 

60 double expanseur à 4 entrées N7460 

61 t ri ple expanseur à 3 entrées 

62 expanseur ET-OU à 2 fo is 2 ent rées 
et 2 fo is 3 entrées 

64 porte ET-OU- NON à 4 .2.3.2. entrées 

65 porte ET-OU - NON à 4.2 .3 .2 . enrées 
co llecteur ouvert 

70 bascule JK- ET N7470 

71 bascu le J K maît re esclave avec entrée 
ET-OU 

72 bascule JK-ET maître esclave N7472 

73 doub le bascule JK- ET maître esclave N747 3 

74 double bascu le D N74 74 

75 quadruple bascule D N7475 

76 double bascule JK maître esc lave 
avec RAZ N7476 

78 double bascu le JK à déclenchement sur 
front descendant 

80 additionneur 1 bit N7480 

83 addit ionneu r 4 bits avec retenue 
ant icipée N7483 

85 compa rateur 4 bits N7485 

86 quadru ple OU exclusif à 2 ent rées N7486 

90 décade asynchrone N74 90 

9 1 reg istre à déca lage 8 bits N749 1 

92 diviseur par 12 N7492 

32 

SERIE 

Rapid e Schottky LP Schottky 

N74H 53 

N74H 54 N74LS54 

N74LS 55 

N74H 60 

N74H 6 1 

N74H62 

N74S64 

N74S65 

N74H71 

N74H 72 

N74H73 N74LS73 

N74H74 N74S74 N74LS74 

N74LS7 5 

N74H7 6 N74LS7 6 

N74LS7 8 

N74LS83 

N74LS86 

N74S86 N74LS86 

N74LS90 

N74LS92 



no SERIE 
Fon ction 

typ e 
Normale Rapide Schottky LP Schottky 

93 compteur 4 bits asynchrone N7493 N74LS93 

94 reg istre à déca lage 4 bits (ent rée 
parall éle, so rti e sé ri e) N7494 

95 registre à déca lage 4 bits droite/ gauche N749 5 N74LS95 

96 registre à déca lage 5 bits N7496 N74LS96 

100 mémoire 4 bits N74100 

101 bascule JK à déclenchement sur front 
descendant N74H101 

102 bascule JK à déclenchement sur fron t 
descendant et entrée ET N74H102 

103 double bascule JK à déc lenchement sur 
front descendant N74H103 

106 double ba scule JK à déc lenchement sur 
front descendant N74H106 

107 double bascule JK m aître esclave N74107 N74LS107 

108 double bascu le JK à déc lenchement sur 
front descendant N74H 108 

109 double bascu le JK à déclenchement sur 
front montant N74109 N74LS109 

110 bascule JK à déclenchement sur 
front descendant N74110 

11 2 double bascule JK à déc lenchem ent sur 
front descendant N74S112 N74LS112 

11 3 double bascule JK à déc lenchement sur 
front montant N74S113 N74LS11 3 

114 double bascu le JK à déclenchement sur 
front descendant N74S114 N74LS114 

116 double m émoire 4 bits avec RAZ N74116 

121 monostable N741 2 1 

122 monostable red éclenchable avec RAZ N741 22 

123 double monostable redéc lenchable 
avec RAZ N741 23 

125 quadrup le porte de puissance avec 
sort ie 3 états N74125 N74 LS 125 

126 quadruple porte de puissance avec 
sorti e 3 états N74126 N74LS 126 

128 quadrup le porte OU- NON de puissance 
à 2 entrées N74128 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme civile (suite) 

no 
Fon ction 

typ e 
Norm ale 

132 quadruple t ri gger de Schmitt N74132 

133 porte ET-NON à 13 entrées 

134 porte ET-NO N à 12 entrées et sortie 
3 états 

135 quad ruple porte OU exclusif/ OU- NON 

136 quad ruple OU exclusif, 
col lecteur ouvert 

138 décodeur-démult iplexeur 

139 décodeur-démultiplexeur 

140 double émetteu r de lignes ET- NON à 
4 entrées 

145 décodeur BCD, décima l, avec sortie 
col lecteur ouvert, haute tension N74145 

147 codeur de priorité à 10 entrées N74147 

148 codeur de priorité à 8 entrées N74148 

150 multiplexeur 16 ➔ 1 N74150 

151 multiplexeur 8➔ 1 N74151 

153 double multiplexeur 4 ➔ 1 N74153 

154 décodeur/ démultip lexeur 4 ➔ 16 N74154 

155 double décodeur/ démultiplexeur 2 ➔ 4 N74155 

156 décodeur/ démultiplexeur 2 ➔ 4 N75156 

157 quadruple démultiplexeur 2 ➔ 1 N74157 

158 quadruple démultiplexeur N74158 

160 décade synchrone 4 bits N74160 

161 compteur binaire synchrone 4 bits N74161 

162 décade synchrone 4 bits N74162 

163 compteur b ina ire synchrone 4 bits N74163 

• Disponibi lité 2• semest re 1977. 
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SERIE 

Rapide Schottky LP Schot tky 

N74LS132 

N74S 133 

N74S 134 

N74S135 

N74 LS136 

N74S 138 N74LS 138 

N74S139 N74 LS 139 

N74S140 

N74LS145* 

N74S151 N74LS151 

N74S153 N74LS153 

N74LS154 

N74LS155* 

N74LS156* 

N74S157 N74LS157 

N74S158 N74LS158 

N74LS160* 

N74LS161 

N74LS162* 

N74LS163 



no SERIE 
Fonction 

type 
Norm al e Rapide Schot tky LP Schott ky 

164 reg istre à déca lage 8 bits, sort ies 
pa rall èles N74 164 N74LS1 64 

165 regist re à déca lage 8 bits, entrées 
para ll èles N741 65 

166 regist re à déca lage 8 bits N741 66 

170 mémoire 4 mots de 4 bits N74170 N74LS170 

172 double mémoi re 8 bits N74S 172 

173 quadruple bascu le D avec sortie 
3 éta ts N741 73 N74LS 173 

174 sextuple bascule D avec RAZ N74 174 N74S 174 N7 4 LS1 74 

175 quadrup le ba scule D à déclenc hem ent 
sur front montant N74 175 N74S 17 5 N74LS17 5 

176 décade avec préposit ionnement N741.76 N74S 176 

177 compteur binaire 4 bits avec 
préposit ionnement N74 177 N74S 177 

178 registre à déca lage à accès parall èle 
4 bits N74 178 N74S178 

179 reg istre à déca lage à accès parallèle 
4 bits N74 179 N74S 179 

180 générateur contrôleur de parité 
8 bi ts N74180 

181 unité ari thmétique et logique 4 bits N74 181 N74S 181 N74LS181 

182 générateur de retenue anticipée N74 182 N74S 182 

190 compte ur-décompteur BCD synchrone N74 190 N74LS 190 

191 com pteur-décompteur 4 bits synchrone N74191 N74LS 19 1 

192 compteur-décompteur BCD synchrone avec 
entrées de prépositionnement N74192 N74LS 192 

193 compteur-décompteur 4 bits synchrone N74 193 N74LS193 

194 registre à déca lage un iversel 
bidirectionnel 4 bits N74194 N74S 194 N74LS 194 

195 registre à déca lage 4 bits, entrées 
pa rallèles N74 195 N74S 19 5 N74 LS195 

196 décade à entrées de prépositionnement N74196 N74H 196 N74S196 N74 LS196* 

197 compteur binaire 4 bits à entrées 
de prépositionnement N74 197 N74 H1 9 7 N74S 197 N74 LS 197* 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme civile (suite) 

no 
Fon ction 

type 
Normale 

198 registre à décalage 8 b its N741 98 

199 registre à décalage 8 bits N74 19 9 

22 1 double monostable avec t rigger 
de Schm itt en entrée N7422 1 

240 inverseur de puissance à 3 états 

241 porte de pu issance à 3 états 

242 inverseu r de puissance à 3 états 

243 porte de puissa nce à 3 états 

251 mu lt iplexeur 8 - 1 
avec sort ies 3 états 

253 double mu ltip lexeur 4 - 1 avec 
so rt ies 3 états 

254 décodeur démultiplexeur 
4 - 6 avec sortie 3 états 

257 quadruple mu ltip lexeur 2 - 1 
avec sorties 3 états 

258 quad ruple multiplexeur 2 - 1 avec 
sorties 3 états 

260 double porte OU - NON à 5 entrées 

261 mu ltiplexeur décodeur 

266 quadrup le porte OU - NON 
exclusif à deux entrées 

279 quadruple bascu le RS N74279 

280 générateur cont rôleur de parité 
9 bits 

2 83 addit ionneu r 4 bits N74283 

2 90 décade asynchrone 

293 compteur binaire 4 bits 

295A registre à décalage droite 

2 98 quadruple multiplexeur à 2 ent rées 
et mémoire N74298 

365 sextuple porte de pu issance 
à sortie 3 états N74365 . D1spon1ble 2• semestre 1977. 

3 6 

SERIE 

Rapi de Schottky LP Schottky 

N74 LS22 1* 

N74LS240* 

N74LS24 1* 

N74LS242* 

N74 LS243* 

N74S25 1 N74 LS251 

N74S253 N74LS253 

N74 LS254 

N74S257 N74LS257 

N74S258 N74LS258 

N74S260 N74LS260 

N74LS261 

N74LS266 

N74LS279 

N74S280 

N74LS283 

N74LS290 

N74LS293 

N74LS295A 

N74LS298* 

N74LS365 



no SER IE 
Fonction 

typ e 
Norm ale Rapide Schottky LP Schottky 

366 sextu ple inverseur de puissance 
à sortie 3 états N74366 N74LS366 

367 sextuple porte de puissance 
à sortie 3 états N74367 N74LS367 

368 sextuple inverseur de puissance 
à sort ie 3 états N743 68 N74LS368 

373 huit latch sortie 3 états N74LS373• 

374 hu it bascule D sortie 3 états N74LS374• 

375 quadruple latch N74LS375 

386 quadruple porte exclusive 
à quat re entrées N74LS386 

390 double décade N74LS390• 

393 double compteur binaire N74LS393• 

395 reg istre à déca lage 4 bits 
sort ie 3 états N74LS39 5• 

490 double décade à sortie 3 états N74LS490• 

670 mémoire 4 mots de 4 bits avec sort ies 
3 états N74LS670 

• Disponible 2• semestre 1977. 
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table alphanumérique par gamme (suite) 
gamme civile (suite) 

série 82 

00 Double reg istre 5 bi ts 

01 Double regi stre 5 bi ts 

0 2 Double registre 10 bits 

0 3 Double registre 10 bits 

30 Multiplexeur à 8 entrées 

31 Multiplexeur à 8 entrées 

32 M ult iplexeur à 8 entrées 

33 Qu adrup le mult iplexeu r à 2 ent rées 

34 Qu adruple mult ip lexeur à 2 entrées 

41 Qu adruple OU exclusive 

42 Qu adrup le OU - NON exclusive 

4 3 

50 Décodeur binaire oc tal 

51 Décodeur BCD décimal 

52 Décodeur BCD décimal 

60 Unité arithmétiqu e et logique 4 bi ts 

6 1 Générateur de retenue 

62 Générateur co ntrô leur de pa rité 9 bits 

63 Mul t ipl exeur 4 bits à 3 ent rées 

64 Mu ltip lexeur 4 bi ts à 3 entrées 

série 82 S 

30 Multiplexeur 8 - 1 

33 Qu adruple multiplexeu r 8 - 1 

34 Mu ltipl exeur digita.l 

4 1 Qu ad rup le OU exclusif à 2 entrées 

42 Qu adruple NON, exc lusif à 2 entrées 

50 Décodeur b inaire/octa l 

5 1 Décodeur BCD/ décimal 

52 Décodeur BCD/décimal 

62 Gé nérateur cont rô leur de parité 9 bits 

66 Mu ltipl exeur di gi ta l 

38 

66 M ultipl exeur 4 bi ts à 2 entrées 

67 M ultiplexeur 4 bits à 2 entrées 

68 Additionneur 

69 Compteur 4 bi ts 

70 Regi stre à déca lage 4 bi ts 

71 Registre à déca lage 4 bits avec RAZ 

73 Regi stre à déca lage 10 bits 

entrée sé rie, sort ie parall èle 

74 Regi stre à déca lage 10 bi ts 

en t rée parallèle, sort ie sé rie 

77 Doub le regist re à décalage 8 bi ts 

80 Décade avec entrée de prépositionnem ent 

81 Compteur binaire 

avec entrées de prépositionnem ent 

84 Compteur-décompteur bin aire synchrone 

8 5 Compteur-décompteur BCD synchrone 

88 Diviseur pa r 12 

avec entrées de préposit ionnement 

90 Décade rapide avec ent rées de prèposit ionnem ent 

91 Compteur binaire rapide 

avec entrées de prépositionnement 

6 7 M ultipl exeur digi tal 
~ 

70 Regi stre à déca lage 4 bi ts 

71 Registre à déca lage 4 bi t s avec RAZ 

82 Unité ari thméti que BCD 

83 Additionn eur BC D 

90 Compteur à décade avec entrées 

de prépositi onnement 

91 Compteur binai re avec entrées 

de prépositionnem ent 



gamme militaire 

Ces prod uits sont livrables avec ma rq uage PR0ELECTR0N sur dema nde. 
Exemple de cod if icat ion (type 00) 

Série RTC/ SIGNETICS PR O ELECTRON 

Norma le S5400 GFC5400 
Rapide S54 HOO GJC54HOO 
Schottky S54SOO GTC54SOO 
LP Schottky S54 LSOO GMC54LSOO 

no 
Fon ction 

type 
Norm ale Rapide 

00 quadruple porte ET-NON à 2 entrées S5400 S54HOO 

0 1 quadruple porte ET- NON à 2 entrées 
co llecteur ouvert S540 1 S54H01 

02 quadruple porte OU- NON à 2 entrées S5402W 

03 quadruple porte ET-NON à 2 entrées, 
co llecteur ouvert S5403 

04 sextuple inve rseur S5404 S54H04 

05 sextuple inve rseur, col lecteur ouvert S5405 S54 H05 

06 sextuple inverseur de puissance, 
co llecteu r ouvert S5406 

07 sextuple porte de puissance, 
co llecteur ouvert S5407 

08 quadru ple porte ET à 2 entrées S5 408 S54 H08 

09 quad ruple porte ET à 2 entrées, 
collecteu r ouvert S5409 

10 quadruple porte ET-NON à 3 ent rées S5410 S54H1 0 

11 trip le porte ET à 3 entrées S54 1 1 S54H 11 

12 t riple porte NA ND à 3 entrées 
co ll ecteur ouvert 

13 double trigger à 4 entrées S54 13 

14 sextup le t ri gger S5414 

15 triple porte ET à 3 entrées, 
co llecteur ouvert 

16 sextuple inverseur de puissance 
à col lecteur ouvert S54 16 

17 sextuple porte de puissa nce, 
à co llecteur ouvert S54 17 

20 doub le porte ET-NON à 4 ent rées S5420 S54H20 

SERIE 

Schottky LP Schottky 

S54SOO S54 LSOO 

S54 LS0 1 

GTC54S02D S54LS02 

S54S03 S5 4LS03 

S54S04 S54LS04 

S54S05 S54LS05 

GTC54 S0,8D S54LS08 

GTC54S09D S54LS09 

S54S 10 S5 4LS 10 

S54S11 S54LS 11 

S54LS 12 

S54LS 13 

S54LS14 

S54S 15 S54S L1 5 

S54S20 S54LS20 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme militaire (suite) 

no 
Fon cti on 

type 
Normale Rapide 

2 1 double porte ET à 4 entrées S5421 S54H 21 

22 double porte ET- NON à collecteur 
ouvert S54 H22 

25 double porte OU- NON à 4 entrées 

26 quadruple porte ET-NO N à co ll ecteur 
ouvert et niveau de sortie élevé S5426 

27 trip le porte OU- NON à 3 entrées S5427 

28 quadruple porte OU- NON à 2 entrées S5428 

30 porte OU-NON à 8 ent rées S5430 S54H30 

32 quadruple porte OU à 2 ent rées S5432 

33 quadrup le butter OU-NON à 2 entrées S5433 

37 quadruple porte ET- NON de puissa nce S5437 
à 2 entrées 

38 quadruple porte ET-NON de pu issance 
à 2 entrées, col lecteur ouvert S5438 

39 
quadruple porte ET- NON de puissance 
à 2 entrées et co ll ecteur ouvert GFC5439D 

40 double porte ET- NON de pu issa nce 
à 4 entrées S5440 S54H40 

42 décodeur BCD/ décimal S5442 

43 décodeur « Excess 3 »/décima l S5443 

44 décodeur« Excess 3-Gray ))/ décima l S5444 

45 décodeur BCD/ décima l, sortie collecteur 
ouvert, haute tens ion S5445 

46 décodeur BCD 7 segments S5446 

47 décodeur BCD 7 segments S5447 

48 décodeur BC D 7 segments S5448 

50 double porte ET-OU- NO N à 2 fo is 
2 ent rées S5450 S54H 50 

5 1 double porte ET-OU -NON à 2 fo is 
2 ent rées S54 51 S54H 5 1 

52 porte ET-OU à 3 fo is 2 entrées 
et 1 fo is 3 entrées S54H 52 

40 

SERIE 

Schottky LP Schott ky 

S54LS2 1 

S54S22 S54LS22 

S54 LS26 

S54 LS27 

S54 LS28 

S54 LS30 

S5 4S32 S54LS32 

S54 LS33 

S54S37 S54LS37 

S54LS38 

S54S40 S54LS40 

S54S42 GM C54LS42 

S54S5 1 S5 4LS51 



no SERIE 

Fon ction 
type 

Norm ale Rapide Schottky LP Schott ky 

53 porte ET-OU -NON à 4 foi s 2 entrées 
+ expanseur S5453 S54H53 

54 porte ET-OU- NON à 4 foi s 2 entrées S5454 S54H54 S54LS54 

55 porte ET-OU - NON à 2 foi s 4 entrées S54H55 S54LS55 

60 double expanseur à 4 entrées S5460 S54H60 

61 t ri ple expanseur à 3 entrées S54 H61 

62 expanseur ET-OU à 2 fo is 2 entrées et 
2 fo is 3 entrées S54 H62 

64 porte ET-OU- NON à 4 .2 .3.2 entrées S54S64 

65 porte ET-OU -NON à 4 .2.3 .2 entrées, 
collecteur ouvert S54S65 

70 bascule J K-ET S5470 

71 bascule J K maitre esclave avec 
entrée ET-OU S54H7 1 

72 bascule JK- ET maitre esclave S5472 S54H72 

73 double bascule J K- ET maitre esc lave S547 3 S54H73 S54LS7 3 

74 double bascule D S5474 S54H74 S54S 74 S54LS74 

75 quadruple bascule D S547 5 S54LS75 

76 double bascule JK maitre esclave S5476 S54H76 S54 LS76 

78 double bascule JK à déclenchement 
sur front descendant S54LS78 

80 add itionneur 1 bi t S5480 

83 add itionneur 4 bits avec retenue 
ant icipée S5483 S54LS83 

85 comparateur 4 bits S548 5 S54S85 S54LS85 

86 quadruple OU exc lusif à 2 entrées S5486 S54S86 S54LS86 

90 décade asynchrone S5490 S54LS90 

91 registre à déca lage 8 bits S5491 

92 diviseur par 12 S5492 S54 LS92 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme militaire (suite) 

no 
Fon cti on 

type 
Norm ale 

93 compteur 4 bits asyhrone S5493 

94 registre à déca lage 4 bits (entrée 
para llèle, sortie série) S5494 

95 registre à déca lage 4 bits 
droite/ gauche S5495 

96 registre à déca lage 5 bits S5496 

100 mémoire 4 bits S54 100 

101 bascule J K à déclenchement sur 
front descendant 

102 bascu le JK à déclenchement sur 
front descendant et entrée ET 

103 double bascu le JK à déc lenchement sur 
front descendant 

106 double bascule JK à déclenchement sur 
front descendant S54106 

107 double bascu le JK maître esclave S54 107 

108 double bascu le JK à déc lenchement 
sur front descendant 

109 double bascule JK à déclenchement 
sur front montant S5 41 09 

11 0 bascu le JK à déc lenchement 
su r front descendant S54 110 

1 12 double bascu le JK à déclenchement 
su r front descendant 

11 3 double bascu le JK à déclenchement 
sur front montant 

114 double bascu le JK à déc lenchement 
su r front descendant 

116 double mémoire 4 bits avec RAZ S541 16 

121 monostable S54 12 1 

122 monostable redéc lenchable avec RAZ 

123 double monostable redéclenchable 
avec RAZ S54123 

124 osci llateu r à fréquence contrô lée 

125 quadruple porte de puissance 
avec sortie 3 états S54 125 

126 quadruple porte de puissance 
avec sortie 3 états S54126 
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SERIE 

Rapid e Schottky LP Schot tky 

S54LS93 

S54LS95 

S54LS96 

S54H1 0 1 

S54H1 02 

S54H 103 

S54H1 06 

S54LS107 

S54H108 

S5 4LS109 

S54S112 S54LS112 

S54S1 13 S54LS1 13 

S54S114 S54LS1 14 

S54LS121 

S54 LS122 

S54LS123 

S54 LS 125 

S54 LS 126 



no SERIE 
Fon ction 

type 
Normal e Rapid e Schottky LP Schottky 

128 quad ru ple po rte OU- NON de pu issance 
à 2 ent rées S54 128 

132 quadruple t rigger de Schm it t S54 132 S54 LS 132 

133 porte ET- NON à 13 entrées S54S133 

134 po rte ET- NO N à 12 entrées et 
sort ie 3 états S54S 134 

135 quadruple porte OU exc lusif/ OU- NON 

136 quadruple OU exclusif, 
co llecteur ouvert S54LS 136 

138 décodeur-démultip lexeur S54LS 138 

139 décodeur-démultiplexeur S54S 139 S54LS 139 

140 double émetteur de ligne ET-NO N 
à 4 entrées S54S 140 

145 décodeur BCD décimal , sortie 
co llecteur ouvert , haute tens ion S54145 S54LS 145 

147 codeur de priorité à 10 entrées. S54 147 

148 codeur de priorité à 8 entrées S54148 

150 mult iplexeur 16 - 1 S54 150 

151 mul tip lexeu r 8 ent rées S54151 S54S151 S54LS151 

152 multiplexeu r 8 entrées S54 152 

153 double multiplexeur 4 - 1 S54 153 S54S 153 S54LS 153 

154 décodeur/ démultiplexeur 4 - 16 S54154 S54LS154 

155 double décodeur/ démult iplexeu r 2 - 4 S54155 

156 décodeur démultiplexeur 2 - 4 S54 156 S54LS 156 

157 quadruple démultiplexeu r 2 1 S54157 S54S157 S54LS157 

158 quadruple démultiplexeur S54 158 S54S 158 S54LS 158 

160 décade synchrone 4 bits S54160 S54LS 160 

16 1 com pteur binaire synchrone 4 bits S54161 S54LS161 

162 décade synchrone 4 bits S54162 S54 LS 162 

163 compteur binaire synchrone 4 bits S54163 S54LS 163 

164 registre à décalage 8 bits, sorties 
pa ralléles S54 164 S54 LS 164 
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table alphanumérique par gammes (suite) 
gamme militaire (suite) 

no 
Fon ction 

typ e 
Norm ale 

165 regist re à déca lage 8 bits, entrées 
pa rall èles S54 165 

166 registre à déca lage 8 bit s S54 166 

170 mémoire 4 mots de 4 bits S54 170 

173 quadruple bascu le D avec sort ie 
3 états 

174 sextuple bascule D avec RAZ S541 74 

175 quadruple bascule D à déc lenchem ent 
sur front montant S54 17 5 

176 décade avec prépositionnement 

177 compteur binaire 4 bits avec 
prépositionn em ent 

178 regi st re à déca lage à accès para llèle 
4 bits 

179 reg istre à déca lage à accès para llèle 
4 bits 

180 générateur contrô leu r de parité 
8 bits S54 180 

181 unité arithmétiqu e et logique 4 bits S54181 

182 générateur de retenue anticipée S54 182 

184 co nvert isseur de code BCD/ binai re 

185 convertisseur de code bina ire BCD 

190 compteur-décompteur BCD synchrone S54 190 

191 compteur-décodeur 4 bits synchrone S54 191 

192 compteur-décompteur BCD synchrone 
avec entrées de prépositionnement S54192 

193 compteur-décompteur 4 bits 
synchrone S54 193 

194 registre à déca lage universe l 
bidirectionnel 4 bits S54194 

195 reg istre à décalage 4 bits, ent rées 
pa rallèles S54195 

196 décade à entrées de prépositionnement 

197 compteur bin aire 4 b it s à entrées 
de prépositionnement 
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SERI E 

Rapide Scho ttky LP Schott ky 

S54 LS170 

S54LS17 3 

S54LS174 

S54LS175 

S54S181 S54LS181 

S54LS190 

S54LS191 

S54LS 192 

S54LS193 

S54LS 194 

S54LS1 95 



no 
SER IE 

Fonction 
type 

Norma le Rapid e Schottky LP Scho tt ky 

198 registre à décalage 8 bits S54198 

199 registre à décal age 8 bits S54199 

22 1 double monostable avec trigger de 
Schmitt en entrée S5 4 LS2 21 

2 5 1 multiplexeur avec sorties 3 états S54 LS25 1 

2 53 double mult iplexeur 4 - 1 avec 
sorties 3 ét at s S54LS253 

257 quadruple multiplexeu r 2 - 1 avec 
sorties 3 états S54 LS2 57 

2 58 quadruple m ult iplexeur 2 - 1 avec 
sorties 3 état s S54LS2 58 

2 60 double porte ET-NON à 5 entrées S54S260 S54 LS260 

26 1 décodeur S54LS26 1 

266 quadruple porte OU/ NON 
exclusif à 2 entrées S54LS266 

2 79 quadruple bascule RS S542 79 S54LS2 79 

280 générateur contrô leu r de pa rité 
9 bits 

28 1 accumulateur 4 bits 

2 83 additionneur 4 bits S54 LS283 

2 90 décade S54LS290 

293 compteur 4 bits S54 LS293 

295 regist re à déca lage 4 bits, sortie 
3 états S54LS295 

298 quadruple mul t iplexeur à 2 entrées 
et mémoire 

365 sextuple porte de puissance 
à sort ie 3 états S54LS365 

366 sextuple inverseur de puissance 
à sortie 3 éta ts S54LS266 

367 sext uple porte de pu issance 
à sorti e 3 états S54LS367 

368 sextuple inverseu r de puissance 
à sort ie 3 états S54 LS368 

375 quadruple bascu le D S54LS375 

386 OU exclusif S54LS386 

670 mémoire 4 mots de 4 bits avec 
sort ies 3 états S54 LS670 
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table alphanumérique par gammes (suite) 

gamme militaire (suite) 

série 82 

00 

01 

02 

03 

30 

31 

32 

33 

34 

41 

42 

50 

51 

52 

60 

6 1 

62 

63 

64 

46 

Double registre 5 bits 66 Multiplexeu r 4 bits à 2 entrées 

Doub le regi stre 5 bits 67 Multip lexeur 4 bits à 2 entrées 

Doub le registre 1 0 bits 69 Compteur 4 bits 

Double reg ist re 1 0 bits 70 Registre à décalage 4 bits 

Multiplexeur à 8 entrées 71 Registre à déca lage 4 bits avec RAZ 

Multiplexeur à 8 entrées 73 Registre à décalage 10 bits 

Multiplexeur à 8 entrées 
entrée série, sortie parallèle 

74 Registre à déca lage 10 bits 
Quad ruple mul tiplexeur à 2 ent rées 

entrée pa rall èle, sortie sé ri e 

Quadrup le multiplexeu r à 2 entrées 80 Dé cade avec entrée de prépositionnement 

Quadruple OU exc lu sive 81 Compteur bina ire 

Quadrup le OU -NON exc lu sive avec en trées de prépositionnement 

Décodeur binaire octal 84 Compteur-décompteur binaire synchrone 

Décodeur BCD décimal 85 Compteur-décompteur BCD synchrone 

Décodeur BCD décimal 
88 Divi seur par 12 

Unité arithmétique et logique 4 bits avec entrées de prépositionnement 

Générateur de retenue 90 Décade rapide avec entrées de prépositionnement 

Généra teu r contrôleur de parité 9 bits 91 Compteur binaire rapide 

Multiplexeur 4 bits à 3 ent rées 

Multiplexeur 4 bits à 3 entrées 

09 

10 

13 

14 

18 

37 

80 

90 

avec entrées de prépositionnement 

série S 8 T, interfaces militaires 

Quadruple transmetteur, sorties 3 états 

Quadruple transmetteur avec bascules D, sorties 3 états 

Double transmetteu r, sorties« émetteu r suiveur», basse impédance 

Trip le réception, ent rée haute impédance avec hystérési s 

Sextuple récepteur, entrées haute impédance avec hystérésis 

Quadruple NAND, 2 entrées, sort ies 40 V 

Sextuple inverseur, sorties 40 V 



boitiers 
Pour des raisons d e simplificat ion , une nouve lle codification visant les boîti ers plast ique a été adoptée d epuis fin 
janvier 1977 . 

Voi r à ce sujet additif en f in de vo lume. 

Boîtier A 

C 

E 
19 , 5 m ax :;:; 

Boîtiers B et BA 

~ 

B r rn i' 
8 .25 

9 .5 3 

Suivant type 

L = 2 ,9 - 3,5 
3,4 - 3,9 

Suivant type 

D 

L = { 2 ,9-3,5 
3,4-3,9 6 ,5 

~· ~ ~i 
1 1 (7 x ) L 1$10 .25 4 1@1 

Boîtier FH 

20 . 32 m ax 

(6 X) 2 ,5 4 

0. 5 3 

8 
Z= { 1,27 

2 ,54 

A 

A r~ r 
8 ,25 
9 .5 3 

Suivant type 

D={ 

8 . 25rn a K 

dimensions en mm 

2 ,9 - 3,5 
3,4 - 3,9 

Dl L plastique 14 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA = TO 1 16/ MO 0 0 1 AA 
SITELE SC = F 1 0 5 

RESISTANC E THERMIQUE 

Rthj a = 1 60 °C/ W max 

Rthjc = 80 °C/ W m ax 

Dl L plastique 16 broches 

Simi laire à : 
JED EC/ EI A = M O 00 1 AC 
SITELESC = F 11 7 ou F 117 A 

RESISTANCE THER M IQUE 

{ Rthja = 160 °C/ W max 
Boît ier B 

Rthjc - 80°C/ W max 

{ Rthja = 85 °C/ W max 
Boît ier BA 

Rthj c = 40 ° C/ W max 

CE RD IP 14 broch es 

Si milaire à : 
J EDEC/E IA = TO 11 6/ M O 001 AA 
SITE LE SC = F 105 

RESI STA NCE THERMIQUE 

Rthja = 95 ° C/W 

Rthjc = 27 °C%oW 
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boitiers (suite) 

Boîtier FJ 

20 ,32 m a x 

7 x 2 .54 - ·--­
.--'-T--~ 

8 

Boîtier FN 

32 ,76 m ax 

Boîtier N 

32 ma)( 

2 ,54 

48 

CX) 

M 

0 

CX) X 
0 ~ 
.n E 

12 

12 

1 5 ,87 m a x 

Suivant type 

L = { 2,9 -3,5 
3,4-3,9 

14 , 1 max 

15 , 3 
17 ,2 

CERDIP 16 broches 

Simi laire à· 
JED Ec/ EIA = MO001 AC 
SITELESC = F 117 A 

RESISTANCE THERM IQUE 

Rthja = 90 °C/ W max 

Rthjc = 25 °C/ W max 

CERDIP 24 broches 

Similaire à : 
JEDEc/EIA = MO 0 1 5 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE T HERMIQUE 

Rt hja = 83 °C/ W m ax 

Rthjc = 25 °C/ W max 

DIL plastique 24 broches 

Similaire à : 

JEDEC/ EIA = MO 015 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °c/W max 

Rthjc = 50 °c/W max 



Boîtier WH 

BRO C H E N° 1 
REPER EE AU MAR OU AG E 

0 10 

Boîtier WJ 

BRO C H E N" 1 

REPEREE AU MARQ UA GE 

1 

9 , 40 

8 . 38 

i 
~ 

0 , 10 

E:J----===-1---+ 
~ 

0 ,51 1 ,27 

R,99 

6 .22 2 4 .38 1 

23 .88 

a, "' a, M 

ex:"' 

_0.6 4 
0 ,,25 

J}L 
0 .5 1 1 .27 

CERPAC 14 broches 

Similaire à : 

JEDEc/ EIA = TO 88 MO 04 AA 
SITELESC = F 103 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 200 °c/W max 

Rthjc = 85 °c/W 

CERPAC 16 broches 

Similaire à : 

JEDEc/EIA = MO 004 AF 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 195 °c/W max 

Rthjc = 85 °c/W max 
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circuits intégrés MOS 

Coupe transversa le d 'un inverseur CMOS en technologie LOCMOS. 
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série standard CM0S HE 4000 B 
aperçu technique 
LOCMOS : une technologie de qualité pour toute échelle d'intégration. 
La technologie L0CM0S est une technologie éprouvée qui permet d'intégrer tous les types de circuits C M0S du 
SSI au LSI. 
C'est aussi un produit de qualité : 
L'oxydation localisée crée un masque autoalignant pour les opérations d'implantation. Les problèmes de tolé­
rance sur le positionnement des masques sont donc inexistants. 
L'oxydation-locale se fait en profondeur, ce qui diminue considérablement la hauteur de la marche d 'oxyde que 
l' i 1terconnexion d 'aluminium doit franchir. Cela contribue non seulement à la diminution du pourcentage d'inopé­
rants, mais aussi à la fiabilité à long terme. 
La très faible consommation des circuits L0CM0S diminue les contraintes thermiques, et la faible densité de 
courant dans l'aluminium et le silicium accroissent la fiabilité . 
Le gain en surface, de l'ordre de 30 à 40 % par rapport au C M0S conventionnel, permet d 'accroître la vitesse d'un 
facteur 2 au minimum, car les capacités parasites sont sensiblement réduites. 

Connexions 
aluminium ·-

Oxyde --~ 

Substat N...___ 

La technologie L0CM0S permet d 'obtenir des paramètres conformes à la spécification« JEDEC B ». 

Interconnexion 
polyc ristalline Si 

Source dopée N .. 

Drain Porte 

Annea u de ga rde 

Inverseur en technologie CMOS Inverseur en technologie LOCMOS 

LOCMOS 

A c >-------.--,1-----...---------□ voo 

B 

'--- - --+----1----t-----+-<>Vss 

CMOS 

Porte NON-OU à 2 entrées en technologie CMOS et LOCMOS. 
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code de désignation 

HE 

famille 
r 

gamme de 
température 

(OC) 

4 XXX 

'---.---' 

numéro 
du type 

table alphanumérique par fonctions 

portes simples 
HEF 4000 

4001 
4002 
4007 

4011 
4012 
4023 
4025 
4068 
4071 
4072 
4073 
4075 
4078 
4081 
4082 

Double porte OU -NON 3 ent rées + 
inverseur 
Quadruple porte NON-OU à 2 entrées 
Double porte NON-OU à 4 entrées 
Double paire complémenta ire+ 
inverseur 
Quadrupl e porte NON- ET à 2 ent rées 
Double porte NON- ET à 4 entrées 
Triple porte NON- ET à 3 ent rées 
Triple porte NON -OU à 3 entrées 
Porte NON- ET à 8 entrées 
Quadrupl e porte OU à 2 ent rées 
Double porte OU à 4 ent rées 
Tri pie porte ET à 3 entrées 
Triple porte OU à 3 ent rées 
Porte NON -OU à 8 ent rées 
Quadruple porte NON- ET à 2 ent rées 
Double porte ET à 4 ent rées 

portes complexes 
HEF 4030 

4070 
4077 
4085 

4086 
40106 

Quadrupl e porte OU - Exclusif 
Quadruple porte OU- Exclusif 
Quadruple porte NOR exclusive 
Double porte ET-OU -NON à 
2 x 2 entrées 
Porte ET-OU - NON à 4 x 2 entrées* 
Sextup le trigger de Schmidt 

portes de puissance et inverseurs 
HEF 4041 

4049 
4050 

54 

4069 
4502 
40097 

40098 

Quadruple porte de puissance avec sortie 
complémenta ire 
Sextuple porte de puissance (inverseur) 
Sextuple porte de puissance (non 
inverseur) 
Sextuple inverseur 
6 inverseurs sort ie 3 états 
Sextuple porte de puissance, sortie 
3 états (non inverseur) 
Sextuple porte de puissance, sortie 
3 états (inverseur) 

B 

1 
butter 

bascules 
HEF 4013 

4027 
4076 
40174 
40175 

P - plastique 
D - cerdip 
T - boîtier miniature 

Double bascule D 
Double bascule JK 
Quadruple bascule D sortie 3 états 
Sextup le bascule D 
Quadrup le bascul e D 

registres à décalage 
HEF 4006 

4014 
4015 
4021 
4031 
4035 
4094* 

4517* 

4557 

4731 

40194 

40195 

Registre à décalage statique 1 8 étages 
Registre à décalage 8 bits 
Double registre à décalage 4 bits 
Registre à déca lage 8 bits 
Registre à décalage 64 bits 
Registre à décalage universel 4 bits 
Registre à décalage et stockage 8 étages 
pam bus. 
Double reg istre à décalage sta tique 
64 bits 
Registre à décalage 1 à 64 bits à lon­
gueur variable 
Quadrupl e registre à décalage 64 bits 
statique 
Registre à décalage universel 
bidirectionnel 4 bits 
Reg istre à décalage universel 4 bits 

registres à verrouillage 
HEF 4042 

4043 

4044 

4724 

Quadruple bascule D à verroui liage 
Quadruple bascule NON -OU R/ S à 
verrouillage (sortie 3 états) 
Quadruple bascule NON-ET R/ S à 
verrouillage (sorties 3 états) 
Registre 8 bits adressable à verrouillage 



décodeurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs compteurs 

HEF 4019 
4028 
4051 

4052 

4053 

4067 
4511 
4512 
4514 

4515 

4519 
4543 

4532 
4539 
4555 

4556 

Quadruple multiplexeur à 2 entrées 
Décodeur BCD/ décimal (1 parmi 10) 
Multiplexeur/ démultiplexeur analogique 
à 8 canaux 
Double multiplexeur/ démultiplexeur 
analogique 4 canaux 
Triple multiplexeu r/ démultiplexeur 
analogique 2 canaux 
Multiplexeur 16 --+ 1 
Décodeur/ driver 7 segments 
Multiplexeur 8 entrées (sortie 3 états) 
Décodeur/ démultiplexeur 1 parmi 16, 
avec regi stre d'entrée (sortie haute) 
Décodeur/ démultiplexeur 1 parmi 16, 
avec registre d'entrée (sortie basse) 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées 
Décodeur/ driver 7 segments 7 segments 
cristaux liquides 
Codeur de priorité 8 bits 
Double multiplexeur à 4 ent rées 
Double décodeu r/ démultiplexeur 1 parmi 
4 (sortie haute) 
Double décodeur/ démultiplexeur 1 parmi 
4 (sortie basse) 

fonctions spéciales 

HEF 4017 
4018 
4020 
4022 

4024 
4029 

4040 
4510 
4516 
4518 
4520 
4534* 
4737* 

40160 

40161 

40162 

40163 

40192 

40193 

mémoires 

4505* 

HEF 4720 
4721* 
4736* 

Compteur Johnson à 5 étages 
Compteu r/ diviseur par n programmable 
Compteur binaire à 14 étages 
Compteur Johnson à 4 étages, diviseur 
par 8 
Compteur binaire à 7 étages 
Compteur/ décompteur synchrone, 
binaire/ décimal 
Compteur binaire à 12 étages 
Compteur/ décompteur BCD 
Compteur/ décompteur binaire 
Double compteur décimal 
Double compteur binaire 
Compteur 5 décades en temps réel 
Compteur 4 décades sorti e BCD 
multiplexée 
Compteur à décade synchrone 
avec RAZ asynchrone 
Compteur binaire synchrone 
avec RAZ asynchrone 
Compteur à décade synchrone 
avec RAZ synchrone 
Compteur binaire synchrone 
avec RAZ synchrone 
Compteur/ décompteur synchrone 4 bits 
décimal 
Compteur/ décompteur synchrone 4 bits 
binaire 

Mémoire vive 64 x 1 bit 

Mémoire vive 2 56 bits (256 x 1) 
Mémoire vive 1 024 bits (256 x 4) 
Mémoire vive 1 024 bits ( 1 024 x 1) 

HEF 4008 
4016 
4046 
4047 
4066 
4093 

Additionn eur 4 bits avec retenue 
Quadruple interrupteur bidirectionnel 
Boucle à phase asserv ie (PLU* 
Monostable/ astab le* 

4104 

4508* 
4521* 
4528 
4583* 
4585 
4739 

Quadruple interrupteur bidirectionnel 
Quadruple trigger de Schmitt avec 
entrée ET 
Quadruple translateur de tension à sortie 
3 états 
Double verrou 4 bits 
Diviseur de fréquence 24 étages 
Double monostable 
Double trigger de Schmitt 
Comparateur 4 bits 
Voltmètre digital 

• Produit s en développem ent. 
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série standard CM0S HE 4000 B (suite) 
table d'équivalence 

RTC 
RCA 

série A ou B 
MOTOROLA NATIONAL FAIRCHILD 

HEF 4000 B CD 4000A M C 14000A MM 4000A 
01 B 0 1A 01 01 34001 
02 B 02 A 02 02 02 
06 B 06A 06 06 06 
07 UB 07 A 07 07 07 
08 B 08A 08 08 
11 B 11 A 11 11 11 
12 B 12A 12 12 12 
13 B 13A 13 13 13 
14 B 14A 14 14 14 
15 B 15A 15 15 15 
16 B 16A 16 16 16 
17 B 17 A 17 17 17 
18 B 18A 18 18 18 
19 B 19A 19 19 
20 B 20A 20 20 20 
21 B 2 1A 21 21 21 
22 B 22 A 22 22 22 
23 B 23 A 23 23 23 
24 B 24A 24 24 24 
25 B 25A 25 25 25 
27 B 27 A 27 27 27 
28 B 28A 28 28 28 
29 B 29 A 29 29 
30 B 30A 30 30 
31 B 31 A 3 1 31 
35 B 35 A 35 35 35 
40 B 40A 40 40 40 
41 B 41 A 4 1 
42 B 42A 42 42 42 
43 B 43A 43 43 
44 B 44A 44 44 
46 B 46A 46 46 
47 B 47 A 47 
49 B 49A 49 49 49 
50 B 50A 50 50 50 
5 1 B 51 A 5 1 5 1 51 
52 B 52 A 52 52 52 
53 B 53 A 53 53 53 

66 B 66 A 66 
6 7 B 67 B 67 
68 B 68 B 68 
69 UB 69 B 69 69 
70 B 70 B 507 70 70 
71 B 71 B 71 
72 B 72 B 72 
73 B 73 B 73 
75 B 75 B 75 

76 B 76 B 76 
77 B 77 B 77 

78 B 78 B 81 78 
81 B 81 B 81 
82 B 82 B 82 

HEF 4085 B CD 4085 B 34085 
86 B 86 B 86 
93 B 93 B 

4104 B 104 
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SOLID STATE HARRI S 

SLC 4001 A HD 4001 A 
02 A 02 

11 11 
12 12 
13 13 
14 
15 
16 
17 

19 19 
20 
21 

23 23 
24 
25 25 
27 27 
28 
29 
30 30 

35 
40 
41 
42 
43 
44 

49 
50 
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RTC RCA 

4502 B 
05 B 
08 B 
10 B CD 4510 B 
11 B 11 B 
12 B 
14 B 14 B 
15 B 15 B 
16 B 16 B 
17 B 
18 B 18 B 
19 B 
20 B 20 B 
21 B 
28 B 
32 B 
34 B 
39 B 
43 B 
55 B 55 B 
56 B 56 B 
83 B 
85 B 

4731 B 
37 B 
39 B 

40097 B 
098 B 
174 B 
175 B 
192 B 40192 B 
193 B 193 B 
194 B 194 B 
195 B 

4720 V (1) CD 4061 A* 
4720 

21 
24 4099 B* 

4736 

( 1) V : t ension d 'a limentation de 3 à 1 0 V. 

• Même fonct ion, brochage différent. 

MOTOROLA 

MC 14502 B 
MC 14508 B 

MC 14510 
11 
12 
14 
15 
16 
17 B 
18 
19 
20 
21 B 
28 
32 B 
34 B 
39 
43 B 
55 
56 
83 B 
85 B 

MC 14503 

MC14174 
175 

516 
194 

NATIONAL FAIRCHILD SOLID STATE HARRIS 

34510 SLC 4510 
MM4511 11 4511 

14 4514 
15 4515 
16 4516 

18 18 4518 
19 
20 4520 HD4520 

28 

39 

55 55 
56 56 

MM 80C97 340097 
98 098 

74C174 174 HD74C 174 
175 175 
192 192 192 
193 193 193 

194 
195 195 195 

F4720 
34720 

721 
4724 
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série standard CM0S HE 4000 B (suite) 

caractéristiques communes à la famille 

valeurs à ne pas dépasser 

Tension d'alimentation : Voo . . . . . . . .. . .. . ... - 0 ,5 à+ 18 V 

Tension sur toutes ent rées : V1 ... .. .... ..... .. .. - 0 ,5 à Voo + 0 ,5* V 

Courant max sur toutes broches : ± 11 . ...... max ...... . , . . . , .. . . . .. . 10 mA 

Puissance dissipée par circuit : Ptot · . . . ... max . .. .. . .. . . .. ..... .. 400 mW 

Température de fonctionn ement: T amb· .... . .... .. . ... - 40 à+ 85 °C 

Température de stockage : T stg ... ... ... , , , . ... - 65 à+ 150 °C 

* Voo + 0,5 V ne do it pas être supéri eur à 18 V. 

caractéristiques statiques (à v88 = DV) 

m in Tamb 
Voo 

Paramètres Symboles typ Unités Condit ions de mesure 
max - 40 °C + 25 °C + 85 °C (V) 

Courant d 'alimentation au 
repos 

portes loo max 1,0 1,0 7,5 \J. A 5 

max 2 ,0 2 ,0 15,0 11 A 10 
m ax 4 ,0 4 ,0 30,0 11 A 15 

buffers, flip-flops loo max 4 ,0 4 ,0 30,0 11 A 5 

max 8,0 8,0 60,0 11 A 10 vI = v55 ou v00 
m ax 16,0 16,0 12 0,0 11 A 15 

M.S.I. 100 max 20,0 20,0 150,0 11 A 5 

max 40,0 40,0 300,0 11 A 10 
max 80.0 80,0 600,0 f' A 15 

Tensions de sort ie Vol m ax 0,05 0 ,05 0 ,05 V 5 l à l'é tat ba s m ax 0 ,05 0 ,0 5 0 ,05 V 10 V1 = Vss ou Voo : 1101 < 1 1-' A 

m ax 0 ,05 0 ,05 0 ,0 5 V 15 

Tensions de sort ie VoH min 4 ,95 4 ,95 4 ,95 V 5 l à 1· état ha ut min 9,95 9,75 9,95 V 10 vI = Vss ou v00 : 110 1 < 1 1, A 
m in 14,95 14,95 14,95 V 15 

Tension d 'entrée VIL m ax 1,5 1,5 1,5 V 5 V0 ~ 0,5Voo 4 ,5V l 
à l'état ba s m ax 3,0 3,0 3,0 V 10 V0 = 1,0Vou 9,0\/ J I0 I < 1 1,A 

max 4 ,0 4 ,0 4 ,0 V 15 V0 = 1,5Vou15,5V 

Tension d'entrée VIH min 3,5 3,5 3,5 V 5 V0 ~ 1,5Voo 4,5 V l 
à l 'é tat haut min 7,0 7,0 7,0 V 10 V0 = 1,0Vou 9,0V j I0 [< 1 1, A 

min 11 ,0 11 ,0 11 ,0 V 15 V0 = 1,5Vou 13,5 V 

Courant de sortie IQL min 0 ,52 0,44 0 ,36 mA 5 V0 = 0,4V: V1 = 0 ou 5V 
à l'état bas min 1,3 1,1 0,9 mA 10 V0 = 0 ,5 V : V1 = 0 ou 10 V 

min 3,6 3,0 2,4 mA 15 V0 = 1,5 V : V1 = 0 ou 15 V 

Courant de sortie IOH min 0 ,2 0 ,16 0 ,12 mA 5 Va•<= 4 ,6V : V1 = Oou 5V 
à l 'état haut min 0 ,5 0 ,4 0 ,3 mA 10 Va = 9,5 V :V1= Oou 10V 

min 1,4 1,2 1,0 mA 15 V0 = 13,5V : V1 = 0 ou 15 V 

Courant d 'entrée ± l1N max 40,3 0 ,3 1,0 f' A 15 V1 = 0 ou 15 V 

Capacité d 'entrée C1N max 7,5 pF à chaque en: •ée 
par unité de charge 
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série LSI GZF 1000 

GZF 1106 - Quadruple regist re à décalage 64 bits statique. Remplacement prévu : H EF 4 731 

GZF 1200 - Circuit pour voltmètre digital. Remplacement prévu : HEF 4 739 

GZF 1201 - Compteur à 4 décades sortie BCD multiplexée. Remplacement prévu: HEF 4 737 

GZF 1400 - Mémoire viv e (RAM) 256 bits stat ique (256 x 1 ). Remplacement prévu : HEF 4 720 

caractéristiques communes à la famille 

valeurs à ne pas dépasser : min . max. 

Tension d 'alim entation Voo - Vss .... . . ...... . . . - 0 ,5V + 11 V 

Tension sur toutes entrées ... .. ........ ..... ... . Vss Voo 
Courant m ax sur toutes broches .. . . .. . . ........ . ± 20 mA 
Températu re de fon ctionn em ent ...... . ... .. .... . - 40 + 85 °C 
Tempé rature de stockage ............ . .. . ...... . - 65 + 1 50 °C 

caractéristiques statiques (à v88 = OV) 

min Tamb Conditions 
Param ètres Symboles typ Unités Voo de 

max - 40 ° C + 25° c + 85 ° C mesure 

Tension d 'entrée 
à l 'é tat H 

V IH min 3,5 3.5 3,5 V 5 V 

7 7 7 V 10 V 

à l"é tat l 
Vil 

1,5 1.5 1,5 V 5 V max 
3 3 3 V 10 V 

Tension de sortie 
à l"é tat H Vo H min 4 ,9!:l V 5 V IOH 0 

9,9!:l V 10 V 

à l"é tat l Vol max 0 ,01 V 5 V IOl = 0 
0 ,01 V 10 V 

Courant de fuite d'entrée 1 IF max 0 ,1 \J- A 10 V 

Courant de sortie 
à l"état H - 1oH min 0,4 0,4 0,4 mA 4 ,75 V VoH = 4 ,25 V 
à l'état l 1ül min 1,6 1,6 1,6 mA 4 ,7 5 V Vol = 0,4V 

Courant d "a limentation au repos 100 max 10 f,LA 10 V toute entrée à O V 

ouVoo 
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série LSI GZF 1000 (suite) 

caractéristiques spécifiques 

Puissance 
Caractéristiques max 

Boitier Type Fonction principa les au repos 
( W) 

GZF1106D Quadruple registre à déca lage Fréquence de déca lage 100 IK 
1106P 64 bits garantie XA 

2 MHz à 5V 11 8 broches) 

4MHzà 10V 

GZF1200D Circuit pour voltmétre Fréquence d 'horloge 100 IQ 

1200P digital 2 MHz max à 10 V X F 

1 M Hz max à 5 V 128 broches) 

GZF1 201D Compteur à 4 décades, mémoire Fréquence de comptage 500 IK 
1201P Sorti e BCD mu ltip lexée garantie XA 

10M Hzà10V ( 18 broches) 

5 MHz à 5V 

GZF 1400D M émoire vive 2 56 bits Temps d 'accés !adresses) 100 FJ 
1400P statiqu e 550 ns à 5 V B 

200 ns à 10 V ( 1 6 broches) 

Note: Suffi xes FH, IK, 10 , FJ: boîtier cé ramique 

Su ffi xes A, XA, XF, B : boîtier plastique , 
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boitiers 
Pour des raisons de simplification, une nouvelle codification visant les boîtiers plastique a été adoptée depuis fin 
janvier 1977. 

Voir à ce sujet additif en fin de vol urne. 

Boîtier A 

C 

E 

Boîtiers B et BA 

~ 

B 1 rIB i 
8.25 

9.53 

Suivant type 

L = 2 ,9 - 3,5 
3.4 - 3,9 

D 

Suivant type 

L = { 2 ,9-3,5 
3.4- 3,9 

~ 

~~ :11 
_z~..._.- 1 ~1.511 

Ms,i1 1 1 11 , , ~ i$1ô 254 l@I 
~ 0. 53 '--·-"-L----'-'-""'· 

16 9 

[~~~~~~] 
8 

Boîtier FH 

20 . 32 ma• 
1. 11 .52 ) 

X 

"' E 

z = { 1,27 
2 ,54 

A 
î ID1l ï 

8 25 
9.53 

Suivant type 

D={ 

dimensions en mm 

2,9 - 3,5 
3,4 - 3,9 

Dl L plastique 14 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA = TO 116/ MO 001 AA 
SITELESC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °C/ W max 

Rthj c = 80 °C/ W max 

DI L plastique 16 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA = MO 001 AC 
SITELESC = F 117 ou F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Boitier B { 
Rthja = 160 °C/ W max 

Rthjc = 80 °C/ W max 

{ 
Rth· = 85 °C/ W max 

Boitier BA Rth:: = 40 oC/w max 

CERDIP 14 broches 

Simi laire à : 
JEDEC/E IA = TO 116/ MO 001 AA 
SITELESC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 95 °C/W 

Rthjc = 27 °r:'/ooW 
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boitiers (suite) 

Boîtier FJ 

8 

Boîtier FN 

1 

11 X 2. 5 •1-
1
~•.:..:

12
;__.,..____,._1$10 ,25 4K)! ~ 

24 kJ 

62 

1 2 

Boîtier I K 

U">M 

1 ,65 l .52 ~~ 

=7r ~ 
~ '"°'"' ' ,71~ 

0 .3~~ 2 . 29 REPEREE AU 

[I~~~]j ~~OOAOS 

1 23 .62 i 
22 .6 1 

_ ..Q..2__1 
0 .20 

8 . 13 
7 . 37 

15 .87 mox 

CERDIP 16 broches 

Similaire à: 
JEDEC!EIA = MO001 AC 
SITELESC = F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 90 °c/W max 

Rthjc = 25 °c/W max 

CERDIP 24 broches 

Similaire à : 
JEDEc/EIA = MO 0 1 5 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rlhja = 83 °c/W max 

Rthjc = 25 °c/W max 

DIL céramique 18 broches 

Similaire à : 

SITELESC -= F 143 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 75 °c/W 

Rlhjc = 18 °c/W 



Boîtier 10 

0 /6 

cO M 

178 ~~ 

~ -

- ~cc °' --~ - M 

BROCHE N" 1 
REPE REE A U 
M AROU AGE 

0 .3 1 

0 2 0 

r -
;;=,,,.'"""''"""'-=---=---=--=-=-=-=--=---==---=-""" 7 

□ 
Boîtier N 

32 max 

m111 _ 

..J 

2 5 4 

2 4 1 3 

[::::::::::] Sui vant typ e 

L = { 2 ,!:l -3.5 
3.4 3.!:l 

1 2 

Boîtier T (S0-14) 

4 6 5 , 2 

8 SS 8 7 5 

Dl L céramique 28 broches 

Similai re à : 

SITE LE SC = F 144 

15 . 74 

14 .98 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja 50 °C/W 

Rthjc 10 °C/W 

DIL plastique 24 broches 

14 . 1 m ax Similaire à : 
1· JE DEC; El.A = M O 015 AA 

SITE LESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja 120 °C/W max 

Rthjc - 50 °C/W m ax 

miniature 14 broches 

SITE LESC = F1 79 
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boitiers (suiteJ 

Boîtier T (S0-16) miniature 16 broches 

4 . 6 - 5 , 2 
SITELE SC = F180 

9 .8 - 10 .0 

il 0 . 4 5 ,. AX 
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mémoires 

Mémoire ram MOS ca nal N (256 x 4) - Type 2606. 
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tables d'équivalence 

mémoires bipolaires 

ECL 

MOTO ROLA RTC 

MCM10139 10139 

MCM 10140 10140 

MCM 10142 10142 

MCM 10144 { 10144 
GXB 10410 

MCM 10145 10 145 

TTL 

FAIRCHILD RTC 

93403 82S2 5 

93406 82S226 

93411 82S17 

93415 82S10 

93415A 93415A 

93416/ 417 82S126 

9342 1 82S16 

93425 82S11 

93425A 93425A 

93426/ 427 82S129 

93436 82S130 

93438 82S140 

93448 82S141 

93452 82S136 

93 453 82S137 

93 L41 5 82LS 1 O* 

93L425 82LS1 1* 

F10410 10144 

MMI RTC 

6200 82S226 

620 1 82S229 

6205 82S230 

6206 82S231 

6241 8205/ 82S215 

6300 82S126 

6301 82S129 

6305 82S130 

6306 82S131 

6330 82S23 

6331 82S123 

6340 82S 140 

6341 82S141 

6352 82S136 

6353 82S137 

6384 82S180 

6385 82S 18 1 

6530 82S17 

6531 82S16 

6555 82S09 

6560 82S25 

• Brochage équiva lent : 2 11 5/ 2 125 

MOTOROLA 
(suite) 

MCM 10146 

MCM 10147 

MCM 10148 

MCM 10149 { 
M CM 101 55 

INTERSIL 

5501 

5523 

5533 

5600 

5603A 

5604 

56 10 

5623A 

5624 

INTEL 

2708 

2708 

3 101 

3 101 A 

3 106/3106A 

3 107/ 3 107A 

330 1A 

*3304 

3601 

3602 

3604 

3605 

3622 

3624 

3625 

AMD 

2 700 

2701 

27S08 

2 7S09 

2 7S 10 

27S1 1 

2980 

2981 

3101 

3 101A/27S02 

RTC 

GXB 10415* 

GXB 10405 

10148 

10149 

GXB 10149 

10 155 

RTC 

82S25 

82S16 

82S17 

82S23 

82S 126 

82S140 

82S123 

82S129 

82S141 

RTC 

8252708** 

825180*** 

825181*** 

82S25 

3101A 

82S 16 

82S17 

82S226 

8205/ 82S2 15 

82S126 

82S130 

82S140 

82S136 

82S 13 1 

82S141 

82S137 

RTC 

82S16 

82S17 

82S23 

82S123 

82S126 

82S129 

82S 101 

82S 100 

82S2 5 

3 10 1A 

FSC RTC 

F 10410 GXB 10410 

F 1041 5 GXB 1041 5* 

F 10405 GXB 10405 

Tl RTC 

8 1003 GXB 10405 

MOTOROLA RTC 

4064 82S16 

10139 10139 

10144 10144 

HARRIS RTC 

0064 82S25 

1024 82S129 

1024A 82S126 

2048 82S131 

2048A 82S1 30 

8256 82S23 

7610 82S 126 

76 11 82S 129 

7620 82S 130 

7621 82S131 

7640 82S140 

7641 82S 141 

7642 82S136 

7643 82S1 3 7 

Tl RTC 

7489 74S89/ 82S25 

74187 82S226 

74S188 82S23 

74S201 74S201 

74S270 82S230 

74S287 82S129 

74S288 82S 123 

74S289 3 10 1A 

74S301 74S301 

74S370 82S23 1 

*74S3 71 8204/ 82S2 14 

74S387 82S126 

*74S470 82S 114 

*74S472 82S115 

•• Remplacement direct de la 2 708 
••• Brochage compatib le 
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tables d'équivalence (suite) 

mémoires MOS 
CMOS INTEL 

MOS 
RAM 

FSC 

34720 

INTEL 

C1101A 

P1101A 

C1 101A1 

P1101A1 

C1103 

P1103 

C2 102 

P2102 

C2 102 - 1 

P2102 - 1 

C2102 -2 

P2 1 02 -2 

C2102A-4 

P2102A-4 

C2102A 

P2102A 

C2102A 

P2102A 

C2102A-2 

P2102A-2 

MC2102A-4 

M C2 102A-6 

C2107A 

2 101 

2101 - 1 

2 102 -2 

2 102A-2 

2102A-4 

2 102A-6 

2102AL 

2 102AL-2 

2 102AL-4 

21078 

2 1078-4 

21078-6 

21 11 

2111 - 1 

2111 -2 

2112 

2112 -2 

2 11 3 

2 11 4 

21 15 

21 16A 

2 125 

RTC 

HEF4720 

GZF 1400 

RTC 

1101/ 250 11 

1101/ 25018 

1101/ 250 11 

1101 / 250 18 

11031 K 

1103XA 

2102/2602F 

2 102/26028 

2102- 1/ 2602 - 1 F 

2 102- 1/ 2602 - 1 8 

2 102-2/ 2602 -2F 

2 102-2/2 602 -28 

2 1 F02 -4F 

2 1 F02-48 

21F02F 

21 F028 

21 F02F 

21F02S 

21F02 -2F 

21 F02 -28 

M2102-41 

M 2 102 -61 

26041 

2101 

2101 - 1 

2 101 -2 

2102A- 2 

2102A-4 

2102A-6 

2102AL 

2102AL-2 

2102AL-4 

2680 

2680- 1 

2680-2 

21 11 

2 111 - 1 

211 1-2 

21 12 

2 1 12-2 

2613 

2614 

21 15 

2640 

2125 

510 1 

INTERS IL 

6508 

AMD 

(AM 1101A)P1101A 

(AM110 1A- 1) 

P1101A1 

(AM2102) P2 102 

(AM 2102- 1)P2102- 1 

(AM2102 -2)P2102 -2 

AM91028PC 

AM91 L02APC 

AM91 L02APC 

AM9 1 L028PC 

A M 91 L02ADM 

AM91 L02DM 

9050C 

9050D 

9050E 

9102 

9102A 

NATIONAL 

M M1101AN 

M M 2102N 

MM 2 102- 1 N 

M M2102-2N 

M M 5270N 

TEXAS 

T M S4033NL 

TMS4034NL 

TM S4L35NL 

FAIRCHILD 

2102DC 

RTC 

HE F 472 1* 

RTC 

HEF 4736 

RTC 

1 101 / 25018 

1101/ 25018 

2 102/2 6028 

2 102- 1/ 2602 - 1 8 

2 102-2/ 2602 -2 8 

2 1 F02 -48 

21 L02 -28 

2 1 L02- 18 

2 1 L02 -38 

M 2102-4F 

M2102-6F 

2675-2 

2675- 1 

2675 

2 102-2 

2102- 1 

RTC 

110 1/ 250 18 

2 102/26028 

2 102 - 1/ 2602- 1 8 

2 102-2/2602-28 

26 70XA 

RTC 

2 102/26028 

2 102- 1/ 2602- 1 8 

2 102-2/2602-28 

RTC 

2 10 2/26028 

• Brochage compatib le avec 21 O 1. 
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RCA RTC 

4006 1A HEF 4720 

GZF 1400 

M IL RTC 

M F110 1AP 1101/ 25018 

M F1 101A1P 1101/ 25018 

MF1103P 11 03XA 

MF2102 P 2102/26028 

MF2102- 1 P 2 102- 1/ 2602- 1 8 

MF2 102-2P 2102-2/ 2602-28 

MF2102-3P 2102/26028 

M OSTEK RTC 

MK4007P 1 101 / 25018 

or 25L018 

MK4102P 2102/26028 

M K4102 - 1P 2 102- 1/ 2602 - 1 8 

MK4102P 2102/2602F 

MK4102- 1P 2 102- 1/ 2602- 1 F 

MK4096P 2660F 

4096-6 2660 

4096- 11 2660-2 

4096- 16 2660- 1 

4 11 6 2630 

INTERS IL RTC 

IM 7501C PE 1 101/ 250 18 

IM7 5 11 CPE 1101 / 250 18 

IM 75 12CPE 11 01 / 250 18 

IM 7552C PE 2102/26028 

IM 7552 - 1CPE 2102- 1/ 2602 - 1 8 

IM 7552 -2CPE 2 102-2/2602 -28 

T l RTC 

T M S40 50 2675 

T M S4050- 1 2675- 1 

TM S4050- 2 2675-2 

TM S4060 CT37 4 

TM S40 60- 1 CT3 73 

T M S40 70 2630 



ROM 

G.I. RTC MOTOROLA RTC AMD RTC 

2513 2513 683 2608 9216 26 17 

2516 2516 6571 2609 

2526 2526 

2530 2530 EA RTC 
2580 2580 INTEL RTC 

4600 2600 
2308 2607 4900 2600 
2316 2616 

MOSTEK RTC 
2708 2607 

29000 2600 8308 2607 

EROM 

NSC RTC INTEL RTC 

5204 5204 1702A 1702A 

2704 2704* 

2708 2708* 

REGISTRES À DÉCALAGE 

INTEL RTC MIL RTC FAIRC HILD RTC 

C1402A 1402/ 2502B MF1402AP 1402/2 502B 3343DC 2521V 

M1403A 1403/2503TA MF1403AT 1403/ 2503TA 3344DC 2522V 

M1404A 1 404/2 504 TA MF1404AT 1 404/ 2 504 TA 3347DC 2532B 

M140 5A 1405/250 5K MF1406T 1406/2506T 3349DC 2518B 

MF1407T 1407/ 2517T 3533DC 2533V 

MF1 506T 1506/ 2 506T 

MF1 507T 1507/ 2517T 

INTER SIL RTC 

AMD RTC IM7712CT 2512K 

AM1402APC 1402/ 2502B 

AM1403A 1403/ 2503TA 
NATIONAL RTC 

IM7722CMD 2525V 

IM7780CPE 2532B 

AM1404A 1404/2504TA M M406H 1406/ 2506T 

AM140 5A 1405/ 2505K MM407H 1407/ 2517T 

AM1 506T 1506/2506T MM506H 1506/2506T TEXAS RTC 

AM1 507T 1507/ 2517T 

AM2802PC 1402/ 2502B 

AM2803HC 1403/2503TA 

AM2804HC 1404/2504TA 

AM280 5HC 1405/ 2505K 

AM2806H C 2512K 

MM507H 1507/ 2517T 

MM1402AN 1402/ 2502B 

MM1403AH 1403/ 2503TA 

MM1403AN 1403/ 2503V 

MM1404AH 1 404/ 2 504 TA 

MM1404AN 1404/ 2504V 

TMS3 112NC 2518B 

TMS3120NC 2532B 

TMS3128NC 2521V 

TMS3 129NC 2522V 

TMS3133NC 2533V 

AM2807PC 2524V MM5057N 2527V 

AM2808PC 2525V 

AM2809PC 2521V 

MM50 58 N 2533V 

MM2 52 1 N 252 1V 
MOSTEK RTC 

AM2833PC 2533V MM2522N 2522V MK1007P 2532B 
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' 
mémoires bipolaires 

ECL 

RAM 
Gamme de température - 30 °C, + 85 °C - Tension d 'alimentation VE E = - 5,2 V 

Capacité 

16 

64 

64 

64 

64 

128 

256 

102 4 

ROM 

70 

256 

1024 

Type 

101 55 

10140 

10142 

10148 

10145 

GXB 10405 

f 10144 
GXB104 10 

GXB 1041 5 

10139 

10149 

Boîti er 

N,F 

N,F 

N,F 

N,F 

F,I 

F,I 

F,I 

F,I 

F 

F,I 

Org . 

8x2 

64 X 1 

64x 1 

64 X 1 

16 X 4 

128 X 1 

256 X 1 

1024 X 1 

38 X 8 

256 x 4 

Temps 
d'accès 

(ns) 
max 

10 

15 

10 

15 

13 

15 

30 

30 

35 

20 

25 

Cons. 
(mW) 

typ 

420 

420 

420 

600 

470 

420 

450 

470 

620 

570 

Nbre 
de 

broches 

18 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Obse rvat ions 

sortie adaptée à 90 ohms 

fonction mémorisa tion en sor­

tie 

en développement 



TTL Schottky 

Tension d 'alimentation Vcc = + 5 V 

RAM 

Capacité Type 

64 N82S25 

S82S25 

N74S89 

S54S89 

N74S189 

S74S189 

N3101A 

S3101A 

2 56 N82S1 6 

S82S16 

N82S17 

S82S17 

N82S1 16 

N82S117 

N74S200 

S54S200 

N74S201 

S54S201 

N74S301 

S54S301 

576 N82S09 

S82S09 

1024 N82S10 

S82S10 

N82S11 

S82S11 

N93415A 

S93425A 

82S 110* 

82S 11 1* 

82 LS 1 O* 

82LS 11* 

2304 82S209 

82S210 

4096 82S400* 

82S401* 

• en déve loppem ent 
111 1 0°c. + 10 °c 

M : - 55°C,+ 125° C 
TS Sorti e tro is états. 
OC : Sort ie co llec teur ouve rt. 

Boiti er 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

N,F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,F 

F 

N,I 

1 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

I,N 

F 

F 

Org. 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

16 X 4 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 1 

64 X 9 

64 X 9 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

1024 X 1 

256 X 9 

4096 X 1 

Temps Cons. Sortie Nbre de Gamme de 11) 
d·accès lmW) broches température 

lns) typ . 
max . 

50 400 oc 16 1 

60 400 oc 16 M 

50 400 oc 16 1 

60 400 oc 16 M 

50 375 TS 16 1 

60 375 TS 16 M 

3 5 400 oc 16 1 

50 400 oc 16 M 

50 400 TS 16 1 

70 400 TS 16 M 

50 400 oc 16 1 

70 400 oc 16 M 

40 400 TS 16 1 

40 400 oc 16 1 

50 400 TS 16 1 

70 400 TS 16 M 

50 400 TS 16 1 

70 400 TS 16 M 

50 400 oc 16 1 

70 400 oc 16 M 

50 850 oc 28 1 

850 oc 28 M 

45 475 oc 16 1 

70 475 oc 16 M 

45 475 TS 16 1 

10 475 TS 16 M 

45 475 oc 16 1 

45 475 TS 16 M 

35 oc 16 1 

35 TS 16 1 

70 17 5 oc 16 1 

70 175 TS 16 1 

60 800 oc 22 1 

TS 

oc 16 1 

TS 16 

71 



mémoires bipolaires (suite) 

TTL Schottky (suite) 

Tension d 'a limentat ion Vcc = + 5 V 

ROM 

Capacité Type Boîtier Org. 

256 N82S223 N,F 32 X 8 

S82S223 F 32 X 8 

N82S224 N.F 32 X 8 

S82S224 F 32 X 8 

1024 N82S226 N. F 256 X 4 

S82S226 F 256 X 4 

N82S229 N,F 256 X 4 

S22S229 F 256 X 4 

2048 N82S230 N,F 5 12 X 4 

S82S230 F 5 12 X 4 

N82S23 1 N.F 5 12 X 4 

S82S23 1 F 512 X 4 

{ N8204 1 256 X 8 

N82S2 14 1 256 X 8 

4096 { N82S05 1 5 12 X 8 

N82S2 15 F,1 5 12 X 8 

N82S240 F,1 5 12 X 8 

S82S240 F,1 5 12 X 8 

N82S2 41 F,1 5 12 X 8 

S82S2 41 F,1 5 12 X 8 

N8228 1 1024 X 4 

N82S236 F 1024 X 4 

S82S236 F 1024 X 4 

N82S237* F 1024 X 4 

S82S237 F 1024 X 4 

8 192 N82S280 1 1024 X 8 

S82S280 1 1024 X 8 

N82S28 1 1 1024 X 8 

S82S28 1 1 1024 X 8 

N82S284* 1 2048 X 4 
N82S285* 1 2048 X 4 

16384 N82S290* F.1 2048 X 8 
N82S29 1* F,1 2048 X 8 

Temps 
d'accés 

(ns) 
max. 

50 

65 

50 

65 

50 

70 

50 

70 

50 

70 

50 

70 

75 
75 

75 

75 

60 

90 

60 

90 

70 

60 

90 
60 

90 

125 

160 

125 

160 
100 

100 

70 
70 

PLA : réseau logique programmable (par le constructeur) 

N82S200 XL.I 16 X 48 X 8 50 
S82S200 80 
N82S209 XL.1 16 X 48 X 8 50 
S82S20 1 80 

• En développem ent. 
( 1) 1 0 °C. + 70 °C 

M : - 55°C,+ 125 °C 
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Cons. 
(mW) Sortie Nbre de Ga mme de (1) 

broches tempé rature 
typ. 

325 TS 16 1 

325 TS 16 M 

325 oc 16 1 

325 oc 16 M 

525 oc 16 1 

525 oc 16 M 

525 TS 16 1 

525 TS 16 M 

600 oc 16 1 

600 oc 16 M 

600 TS 16 1 

600 TS 16 M 

675 TS 28 1 

675 TS 28 1 

675 TS 1 
675 TS 28 1 

700 oc 24 1 

700 oc 24 M 

700 TS 24 1 

700 TS 24 M 

700 TT L 16 1 

600 oc 18 1 
600 oc 18 M 

600 TS 18 1 

600 TS 18 M 

650 oc 24 1 
650 oc 24 M 

650 TS 24 1 
650 TS 24 M 

400 oc 18 1 
400 TS 18 1 

500 oc 24 1 
500 TS 24 1 

600 TS 28 1 
600 TS M 

600 oc 28 1 
600 oc M 



Tension d 'a limentation Vcc = + 5 V 

PROM 

Temps 
Cons. 

Capacité Boîtier Org . 
d 'accès 

(mW) Nbre de Gamme de (1) Type (ns) Sorti e 
typ. broches température 

max. 

256 N82S23 N,F 32 X 8 50 325 oc 16 

S82S23 F 32 X 8 65 325 oc 16 M 

N82S123 N,F 32 X 8 50 325 TS 16 

S82S123 F 32 X 8 65 325 TS 16 M 

1024 N82S126 N,F 256 X 4 50 525 oc 16 1 

S82S126 F 256 X 4 50 525 oc 16 M 

N82S129 N,F 256 X 4 50 525 TS 16 

S82S129 F 256 X 4 50 525 TS 16 M 

N82S27 F 256 X 4 40 600 oc 
2048 N82S130 N,F 5 12 X 4 50 600 oc 16 

S82S130 F 512 X 4 600 oc 16 M 

N82S131 N,F 512 X 4 50 600 TS 16 

S82S 131 F,1 512 X 4 70 600 TS 16 M 

N82S114 N,F,1 256 X 8 60 675 TS 24 

S82S114 N,F,1 256 X 8 80 675 TS 24 M 

4096 N82S11 5 N,F,I 512 X 8 60 675 TS 24 1 

S82S115 N,F,1 512 X 8 80 675 TS 24 M 

N82S136 F 1024 X 4 60/ 50 600 oc 18 

S82S136 F 1024 X 4 90 600 oc 18 M 

N82S137 F 1024 X 4 60/ 50 600 TS 18 1 

S82S137 F 1024 X 4 90 600 TS 18 M 

N82S140 N,F 5 12 X 8 60 700 oc 24 

S82S140 N,F 5 12 X 8 90 700 oc 24 

N82S141 N.F 5 12 X 8 60 700 TS 24 

S82S141 N,F 512 X 8 90 700 TS 24 

N82S180 F 1024 X 8 70 500 oc 24 

S82S180 F 1024 X 8 100 500 oc 24 

N82S181 F 1024 X 8 70 500 TS 24 

S82S181 F 1024 X 8 100 500 TS 24 

8192 N82S2708 F 1024 X 8 70 500 TS 24 

N82S184 F 2048 X 4 100 400 oc 18 

N82S185 F 2048 X 4 100 400 TS 18 

16384 N82S190* F 2048 X 8 70 500 oc 24 

S82S190* F 2048 X 8 100 500 oc 24 

N82S191 * F 2048 X 8 70 500 TS 2 4 

S82S191* F 2048 X 8 100 500 TS 24 

mémoires bipolaires TTL spéciales 
Tension d'alimentation Vcc = + 5 V 

CAM (mémoire à contenu adressable) 

8 N8220 B,F 4x2 35 425 oc 16 

SAM (mémoire à accès simultané) 

32 N82S12 N,F 8x4 30 oc 2 4 

N82S11 2 N,F 8x4 30 TS 24 

• En développement. 
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mémoires bipolaires TTL spéciales (suite) 

Tension d 'a lim entation Vcc = + 5 V 

RWW (mémoire à lecture et écriture simultanées) 

Temps 
Cons. 

Capacité 
d'accès Nbre de Gamme de (1) Type Boit ier Org . (ns) (mW) Sortie 

broches tempé rature 
max. typ. 

64 N82 S2 1 N,F 32 X 2 25 680 oc 1 

FPLAT (réseau logique programmable par l'utilisateur) 

1920 N82S 100 XL,I 16 X 48 X 8 50 600 TS 28 1 

S82S100 1 16 X 48 X 8 80 600 TS 28 M 

N82S101 XL, 1 16 X 48 X 8 50 600 oc 28 1 

S82S101 1 16 X 48 X 8 80 600 oc 28 M 

FPGA (réseau portes programmables par l'utilisateur) 

N82S102 XL,I 16 X 9 30 600 oc 28 1 

S82S102 1 16 X 9 40 600 oc 28 M 

N82S10 3 XL,I 16 X 9 30 600 TS 28 1 

S82S 103 1 16 X 9 40 600 TS 28 M 
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mémoires MOS 

CMOS (technologie LOCMOS) 
RAM statiques 

Gamme de température : 0 °C, + 70 °C 

Capacitè Type Boitier 

256 GZF1400 N,F 

256 HEF4720 N,F 

1024 HEF4721* 1 

1024 HEF4736* 1 

• En développement. 

Org. 

256 X 1 

256 X 1 

256 X 4 

102 4 X 1 

11) Consommation moyenne estimée à un temps de cyc le de 1 MHz. 

MOS 
RAM dynamiques 

Gamme de tempé ratu re 0 °C, - 70 ° C 

Cana l P (porte si licium) 

Capacitè Type Boitier Org. 

1024 
11 03 N,F,1, 1024 X 1 

1103- 1 N,F,1 1024 X 1 

Ca nal N (porte si lic ium) 

4096 2660 N,F,1 4096 X 1 

2660- 1 

2660-2 

2675 F 4096 X 1 

2675- 1 F 

2675-2 F 

2680 N,F, \ 4096 X 1 

2680- 1 N,F, \ 

2680-2 N,F, \ 

CT 374 N,F,\ 4096 X 1 

CT 373 N,F, \ 

16384 2640* F 16384 X 1 

F 

F 

2630* F 16384 X 1 

F 

F 

• En développement . 

12) Consommation moyenne à 25 °C !temps de cyc le min.). 

Sortie 

T.S 

T.S 

T.S 

T.S 

Temps 
d'accès 

(ns) 
max. 

300 

150 

250 

300 

350 

200 

250 

300 

200 

270 

350 

300 

260 

250 

300 

350 

150 

200 

250 

Temps 
Di ssip. 

Cons. 
Tension 

d'accès Nbre de 
fonct. 

repos 
alim. (ns) (mW) broches 

max. 
(mW) 

typ. 
(wv) 

550 5 (1) 2,5 5 16 
(3 à 11 ) 

400 5 (1) 2,5 5 16 
(3 à 15) 

650 65 ( 1) 1 5 22 
(3 à 15) 

600 65 (1) 1 5 16 
(3 à 15) 

Temps 
Tension 

de cycle Cons. (2) alim. Nbre de 
(ns) (mW) broches 
max. 

(V) 

580 200 + 16, + 20 18 

340 380 + 19, + 23 18 

365 380 + 12, + 5,-9 16 

425 380 

500 380 

400 420 + 12, + 0 ,-5 18 

430 420 

470 420 

400 400 + 12, + 5, -5 22 

470 400 

800 400 

470 400 + 12, + 5, -5 22 

430 400 

375 500 + 12, + 5,-5 16 

425 500 

500 500 

250 450 + 12, + 5, - 5 16 

350 450 

400 450 
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mémoires MOS (suite) 
MOS 
RAM statiques 
Gamme de température : 0 °C, + 70 °C 
Canal P (porte sili c ium) 

Temps Cons. Tension 
Capacité Type Boîtier Org. d"accès (mW ) alim. Nbre de 

(ns) 
typ. (V ) broches 

max. 

256 2501 N,F 256 X 1 1 000 120 + 5, - 9 16 

25L01 N,F 256 X 1 1 000 120 + 5,- 12 16 

Ca nal N (po rte silic ium ) 

1024 2 10 1 N,F,1 256 X 4 1 000 150 + 5 22 

210 1- 1 N,F,1 256 X 4 500 150 +5 22 

2 101 -2 N,F,1 256 X 4 650 150 + 5 22 

2102A N,F 1024 X 1 350 350 + 5 16 

2 102A-2 N,F 1024 X 1 250 300 + 5 16 

2 102A-4 N,F 1024 X 1 450 300 + 5 16 

2 102A-6 N,F 1024 X 1 650 300 + 5 16 

2 102AL N,F 1024 X 1 350 175 +5 16 

2102AL-2 N,F 1024x 1 250 350 + 5 16 

2 102AL-4 N,F 1024x 1 4 50 175 +5 16 

2 102 N,F,1 1024 X 1 1 000 150 + 5 16 

2102- 1 N,F,1 1024 X 1 500 150 + 5 16 

2 102-2 N,F,1 1024x 1 650 150 + 5 16 

21 F02 N,F,1 1024 X 1 350 150 + 5 16 

2 1 F02 -2 N,F,1 1024 X 1 250 150 + 5 16 

2 1 F02-4 N,F,1 1024 X 1 450 150 + 5 16 

2 1 L02 N,F,1 1024 X 1 1 000 150 + 5 16 

2 1 L02- 1 N,F,1 1024 X 1 500 150 + 5 16 

2 1 L02-2 N,F,1 1024 X 1 650 150 + 5 16 

2 1 L02 -3 N,F,1 1024 X 1 400 150 + 5 16 

M 2102-4( 1) N,F 1024 X 1 450 150 + 5 16 

M 2 102-6 (1) N,F 1024 X 1 650 150 + 5 16 

2602 N,F,1 1024 X 1 1 000 150 + 5 16 

2602- 1 N,F,1 1024 X 1 500 150 +5 16 

2602-2 N,F,1 1024 X 1 650 150 + 5 16 

2 11 5* N,F 1024 X 1 60- 100 300 + 5 16 

2 125* N,F 1024 X 1 60- 100 300 + 5 16 

2 111 N,F,1 256 X 4 1 000 150 + 5 18 

21 11 - 1 N,F,1 256 X 4 500 150 + 5 18 

2 111 -2 N,F,1 256 X 4 650 150 + _5 18 

2 11 2 N,F,1 256 X 4 1 000 150 +5 16 

2 11 2-2 N,F,I 256 X 4 650 150 +5 16 

2601 N,F,1 256 X 4 400 150 + 5 22 

2606 N,F,1 256 X 4 750 150 + 5 16 

2606- 1 N,F,1 256 X 4 500 150 + 5 16 

2611 N,F,I 256 X 4 400 150 + 5 18 

2612 N,F, 1 256 X 4 400 150 + 5 16 

4096 26 13* F 4096 X 1 200-400 200-500 + 5 18 

26 14* F 4096 X 1 200-400 200-500 + 5 18 

• En développement. 

( 1) Gamme de température . - 55 °C, + 125 °C. 
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mémoires MOS (suite) 

ROM statiques 

Générateurs de caractères - Convertisseurs de code 
Ga mme de t empérature : 0 ° C, + 70 °C 

Ca nal P (po rte si li ciu m ) 

Capacité Type Boiti er Orq 

2 560 25 13 N-I 5 12 X 5 

CM 2 140 N-I 64 X 8 X 5 

CM 302 1 N-I 64 X 8 X 5 

3 072 2516 N-I 384 X 8 

CM2 150 N-I 64 X 6 X 8 

CM 3041 N-I 64 X 6 X 7 

4 096 2530 N-I 5 12 X 8 

CM 3530 N-1 5 12 X 8 

5 184 2526 N-I 576 X 9 

CM 3940 N-I 64 X 9 X 9 

CM 3400 N-I 64 X 9 X 9 

8 192 2580 N-I 2048 X 4 

Canal N (port e sil icium) 

7 864 2 609 N 128 x 7x9 
CN6 57 1A N 

8 192 2607 1 1024 X 8 
2608 1 1024 X 8 
2608- 1 

16 384 2600 I.N 2048 X 8 

16 384 26 16 1,N 204 8 X 8 
16 384 26 17 l,N 204 8 X 8 
32 768 2632* l,N 4096 X 8 

Temps 
d 'accés 

lns) 
max 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

700 

9 50 

500 

4 50 
550 
450 

550 
300 
450 
4 50 
500 

Les p rogram mes pa rt iculi ers sont in scri ts par le fou rni sseur. 

PROGRAMMATION ROM 

Tension 
alim 
IV) 

+ 5. - 5. - 12 

+ 5. - 5. - 12 

+ 5. - 5. - 12 

+ 5. - 5. - 12 

+ 5. - 5, - 12 

+ 5. - 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5. - 12 

+ 5 

+ 5 
+5 

+ 5 

+5 
+ 5 
+ 5 

Documents à fourn ir pour l'i nscription d 'un programme c li ent : 
• Programme sou s form e de bandes perforées 

Nbre de Observat ion s 
broches 

2 4 Générateur de ca ractéres standard 
Voir CM 2 140-CM 302 1 

2 4 Générateur de 64 ca ractéres AS CII 
FONT (7 x 5) 
Balayage horizontal 

2 4 Générateur de 64 ca ractéres ASC II 
Balayage ve rt ica l (7 x 5) 

2 4 Générateur de ca ractéres sta ndard 
Voir CM 2 150-CM 3041 

2 4 Générat eur de 64 ca ractéres ASC II 
FONT (5 x 7) 
Balaya ge horizontal 

2 4 Générateur de 64 ca ractéres 
Balayage vert ica l (5 x 7) 

2 4 Convert isseur de cod e 
Voir CM 3530 

2 4 Convert isseur AS CI 1 - EBCD IC et 
EBCD IC - ASCI 1 

2 4 Convert isseur de code 
Voir CM 3940 -CM 3400 

2 4 Générateur de 64 ca ractéres AS CII 
avec converti sseur de code BCD IC -
ASCI I et Baudot - ASCII 
Balayage horizonta l (7 x 9) 

2 4 Générateur de 64 caractères ASCI I 
avec convert isseur de code 
BCD IC - ASC II et Baudot - ASCI I 
Balaya ge verti ca l 17 x 9) 

2 4 

2 4 Générateur de caractères 
128 ca ractères ASCI 1 17 x 9) 
Majuscules et minuscules 

24 ROM 
2 4 compatible avec 2 708 

RO M 

24 RO M 

2 4 ROM 
24 RO M 
24 R9M 

• Programme sou s form e de table de vérité (voir conditio ns de pri x dans t arif en vi gueur) 
Vérifi ca ti o n du programme 

Un li sting ca lculateur est soumis au cli ent pour contrô le et approbation 
Délai de fourniture des pi èces : 8 à 12 semaines environ 
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mémoires MOS (suite) 

EROM (mémoires éffaçables reprogrammables) 

Gamme de te mpératu re : 0 °C, + 70 °C 

Canal P (po rte sili cium) 

Capacité Type 
bits 

2 048 1702 A 

Canal N (porte sili cium) 

4 096 2704* 

8 192 2708* 

• En développement 

registres à décalage 
Gamme de températu re: 0 °C, + 70 °C 
Dynamiqu es 
Canal P (porte sil iciu m) 

Boitie r 

1 

1 

1 

Capacité 
bits 

Typ e Boîti er 

2 X 100 2506 T,N 

2x 100 2507 T,N 

2X 100 25 17 T,N 

512 2505 K 

512 2524 N 

4 X 256 2502 N 

2 X 5 12 2503 TA.N 

1024 2504 TA,N 

1024 25 12 K 

1024 2525 N 

Statiqu es 
Canal P (porte sili ciu m) 

2 X 50 2509 K 
6 X 32 25 18 N 

2 X 100 25 10 K 

6 X 40 25 19 N 

2 X 128 2521 N 

2 X 132 2522 N 

4 X 80 2532 N 

2 X 200 25 1 1 K,N 

2 X 2 40 2529 N 

2 X 250 2528 N 
2 X 256 2527 N 

102 4 2533 N 
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Vitesse 
1MH z) 

Typ 

4 

4 

4 

3 

5 

10 

10 

10 

3 

5 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Temps Tension 
Org . d 'accès alim . Nbre de 

lns) IV) broches 
max 

256 X 8 1 000 + 5, - 9 2 4 

5 12 X 8 4 50 + 12 , +5, - 5 24 

1024 X 8 4 50 + 12 , + 5, - 5 24 

Nombre Tension Nombre 
d 'horloges alim . de broches 

Recirculati on 

(V) 

2 - 5, + 5 8 non 

2 - 5, + 5 8 non 

2 - 5, + 5 8 non 

2 - 5, + 5 10 oui 

2 - 5, + 5 8 OU I 

2 - 5, + 5 16 non 

2 - 5, + 5 8 non 

2 - 5, + 5 8 non 

2 - 5, + 5 10 OUI 

2 - 5, + 5 8 oui 

1 + 5, - 5, - 12 14 IAl. 10IK) ou i 

1 + 5, - 12 16 oui 

1 + 5, - 5, - 12 14 (A). 10 (K) oui 

1 + 5, - 12 16 oui 

1 + 5, - 12 8 oui 

1 + 5, - 12 8 oui 

1 + 5, - 12 16 oui 

1 + 5, - 5, - 12 14 (A). 10 IK) oui 

1 + 5, - 12 8 oui 

1 + 5, - 12 8 ou i 

1 + 5, - 12 8 ou i 

1 + 5, - 12 8 oui 



boitiers 
Pour des raisons de sim plification, une nouve ll e codification visant les boîtiers plastique a été adoptée depuis fin 
janvier 1977 . 

Voir à ce sujet add itif en fin de vo lum e. 

Boîtiers B et BA 

D 

Su ivant type 

L = { 2,9-3,5 
3,4-3,9 

-· ~ ~i 
1 1 (7 x ) ~ 1mo 254 1@! 

0 .5 3 

6 .5 

A 

A 
ï [D]J r 

8.25 
9 .5 3 

Su ivant type 

8 

Boîtier FJ 

20 ,32 max 

8 

Boîtier FN 

11 X 2.5•._:...
1 

·c.c.
1
.::.
2--.--l- @lQ 25 4K)! ~ 

24 

z- { 1,27 
- 2,54 

13 

1 2 

D={ 2,9 - 3,5 
3,4 - 3,9 

15 ,87 m nx 

jJ ŒillJ 
0 ,28 
V 23 

DI L plastique 1 6 broches 

Si milaire à : 
JEDEc/EIA = MO 001 AC 
SITELESC = F 117 ou F 11 7 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Boiti er B { 
Rthja = 160 °c/W max 

Rthjc = 80 °C/ W m ax 

{ 
Rth· = 85 °C/ W max 

Boitier BA Rth;: = 40 0 c/W max 

CERDIP 16 broches 

Simila ire à : 
JEDEC/ EIA = M000 1 AC 
SITELESC = F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 90 °c/W max 

Rthjc = 25 °C/ W max 

CERDIP 24 broches 

Similai re à : 
JEDEc/ EIA = MO 015 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 83 °C/ W max 

Rthjc = 25 °C/ W max 
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l 

boitiers (suiteJ 
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Boîtier IH 

Boîtier IJ 

1 .65 

û.5 1 

[[~~]] J : 
1 2 1 08 ] 

18 8/l 

Boîtier IK 

0 31 

0 20 

R 1.3 
7 37 

- -2.2.,_1 
0 ,20 

8 . 1 3 
- 7 . 37 -

Dl L céramique 14 broches 

Simila ire à: 

SITELESC -= F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 85 °C/ W max 

Rthjc = 22 °C/ W m ax 

Dl L céramique 16 broches 

Similaire à : 
SITE LE SC= F 117 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 80 °C/ W 

Rthjc = 20 °C/W 

Dl L céramique 18 broches 

Similaire à: 

SITE LE SC = F 143 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 75 °ClW 

Rthjc = 18 °C/ W 



Boîtier I M 

"'"' 00 

1.65 ~ ~ ~ ~

1

~! ,.;"' 

~ 71~ 
~ ,S MM 

~ BROC HE N° 1 
0 . 38 , 11 1 .5 2 2 . 29 REPERE E AU 

1 . 14 MAR QUAGE 

27 ,94 

26 , 42 

Boîtier IN 

.-------

] "' m 

U, M 

~~ 
1 .78 MN 

µ-+ 

Jr~ . LJ:fil~ 
o.5 3 l1 1l 2. 79 1 1 BRO C H E N° 1 
0 .3811 1 ~--+--- REPEREE A U 

0 .76 • ·52 2 -29 MAR QU A GE 
1 . 14 

□ 3 1,24 
30 , 10 

Boîtier IQ 

36 .32 

35.0 5 

__/_ 

a, M 

"' ,-. 

"' "' 

U, M 
00 

BRO C H E N° 1 
REP EREE AU 
MARQUA GE 

- 0 .3 1 -0 ,20 

10. 67 

9 .90 

0.3 1 

0 ,20 

15 ,74 ..., ______ _ 
14 ,99 

0 ,3 1 

0 .20 

15 , 74 

14 .98 

OIL céramique 22 broches 

Similaire à : 

SITELESC = F 1 51 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 55 °C/W 

Rthjc = 12 °C/W 

Dl L céramique 24 broches 

Simi lai re à : 

SITELESC = F 11 8 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 

Rthjc = 1 5 °C/W 

OIL céramique 28 broches 

Similaire à : 

SITELESC = F 144 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 
Rthjc = 10 °C/W 

81 



boitiers (suiteJ 

82 

Boitier K - Boitier L 

5 .8 

. 
"' E 

"' 
CX) 

1 .0 m ax 

1 nom 
9 . 4 m ilx 

BOITI ER K ha ut e ur 4 . 7 m~ 

BOITI ER l hauteur 6 ,6 max 

Boitier N 

2 . 54 

Boitier T 

32 max 

. 
"' E 

0 .86 m a x O. 

9 . 4 mil X 

. 
~ 

E 

"' 
CX) 

12 

1 

12 ,7 m,n 

Suivant type 

L = { 2,9-3.5 
3.4 -3,9 

1 .0 ma x -
~ -

1 

1 

4 , 7 ina,c 1 2 . 7 11\1 11 

JEDEC!EIA = 
SITELE SC = 

Cylindre 10 broches 
TO 100 

Cylindrique 10 broches 
TO 100 - capot haut 

Boitier K 

TO 100 MO 006 AD 
F 95 

Boitier L 

M0006AA 
F 133 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 50 ° c/W max 

Rthjc = 25 °c/W max 

. 
"' E 

~ 

14 . 1 m ax 

15 . 3 
17 . 2 

OIL plastique 24 broches 

Similaire à : 

JEDEC/ EIA = MO 0 15 AA 
SITELESC = F 11 8 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °c/W max 

Rthjc = 50 °c/W max 

Cylindrique 8 broches 
T099 

JEDEC! EIA = TO 99/ M O 002 AL 
SITELESC = F 101 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 50°c/W max 

Rthjc = 2 5 °c/W max 



Boîtier V 

8 5 

D 
1 4 

Boîtier XA 

23 .5 m ax 

~ 0 ,51 m,,, X 

2 54,nax -111 ~JJ!lY ~Il ~ ~ : ~ 
~ 1 1 (8 X ) 0 . 33 , l(Blî .254 J@I 

0 .53 --

18 

Boîtier XC 

28 . 1max 

2 .54 m a x 

10 

9 

0 

Su ivant typ e 

L = ( 2 ,9-3,5 
3.4-3,9 

. 
"' E 

~ 1$10,2s41e1 
0 ,53 

11 

Su ivan t type 

L = ( 2,9-3,5 
3.4-3,9 

6 .5 
ma x 

Dl L plastique 8 broches 

Similaire à : 

SITELESC =- F 11 6 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 60 °C/ W max 

Rthjc = 80 °c/W max 

Dl L plastique 18 broches 

Similaire à : 

SITELESC = F 143 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °'c/W max 

Rthjc = 80°c/W max 

Dl L plastique 22 broches 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 125 °c/W max 

Rthjc = 55 °c/W max 
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boitiers (suiteJ 

Boîtier XF 

2 .5 4 rn ; 1x 

84 

14 

Suivant type 

L = 1 2 .9-3 ,5 
3.4-3.5 

14 . 1 lll i. lX 

15 .3 · 17 .2 

DI L plastique 28 broches 

Simi lai re à : 

JEDEC/ EIA = MO 01 5 AH 
SITELESC = F 144 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 ° C/ W max 

Rthjc = 50 °c/W max 



réseaux logiques programmables : FPLA, FPGA 
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réseau logique programmable (FPLA)* 
82 S 100/101 
• Fusible Ni Chrome 
• 16 variables d 'entrée 

8 fonctions de sortie 
48 termes produits 
50 ns max de temps d 'accès 
Sorties trois états et collecteur ouvert 
Extension possible par entrée de validation 

• • • • • • • • 
Sorties programmables individuellement avec niveau actif 1 
Programm e inscriptible par l'utilisateur 
Boîtier 28 broches 

diagramme bloc 

1s 1 s , 

MATRI CE SOMME 

!PORTES ,, OU » POSITIVE) 

1 SJ 

I 15 

ï;5 i,5 

TERM ES PRODU ITS 

ou 0 

• 

16 
ENTREES ,, 

• 1, 1, ' o 

• 
• 

M ATR I CE PRODU IT 

(PORTE «ET" POSITI VE ) 

10 

l 
48 

' o TE RM ES 

PRODUITS 

~·-
vcc 

F 7 Fo 

8 FONCTION S 

DE SO RTI ES 

fonction logique équivalente 
vcc 

P., 

148 ) 

• Field Prog rammable Log ic Array. 
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Q 
1 

' •' 
•• RE X T 

~ ', ""' 
1s1- 1 ·~· 

C E 
P11 = 10 ÏÏ l z 1~ . • i;;;° 

S, = Po + P1 ➔ Pz .. ..... . P11 

- - -
S, = Po 0 P1 0 P2 .. . . . P 11 

Fp = iCÊ J+i Sr) = (CÊ)+(Po + P1+P2 + ..... P11 J@S= IN TA C T 

FP = (ëË )+(~)=( CE)+ (Po .Pi. PÎ. , .. .. i>;:;) ~ S= C O UP E 



réseau de portes logiques programmables (FPGA)* 
82 S 102/103 1o 

- Tec hno log ie TT L Sc hottky 
Fusible N i c hrom e 
16 va ri ab les d 'entrée 
9 portes E1 NON ET . OU/ NON OU par prog ramma­
t ion inrlivid11 P. ll e d es smtif! s 111, ve.1 11 ac tif 1 o u 0) 
Sorti es 3 r. t,11s 01 1 co ll ec te w u11ve r1 
Ext ensio11 poss ible po11r e11 tr r"iP v;i lirl èi tion 
30 ns d e temps ri e propaga ti on 
Programmation inscriptibl e par l 'utili sateur 
Boît ie r 28 b roches 

fonction logique équivalente 

lo 

1 
1 1 

l o 

q 
1 

1 1 

1, 6 ~ 

I SJ 
S coupé Y p = CE + (Xo . X, . X2 ............. Xm) = Fp 

S intact Y p = CE + (Xo + X, + X2 + ..... Xm) = F* p 

CE= O. toutes les portes sont va lidées et F* p = Fp 

fonctions logiques programmables 
FONCTION NANO FONCTION OU 

Z :: X , Y z = x + v 1 

Fo 

CE 

Z = X + Y 

ou 1 

1 

1 

:=D-z ou x~-
v~z 

1~1 x -_lo 
·-r J J-Z 

y ---(T, 

ls "'m • a 1 1 

1 --------
FONCTION ET 

Z = X + Y 

:=o--7. ou :=[>--z 
l J l 

x ----(lo~ T J Fo,.._z 
y ---<r, 

1 S-COU PE _ CT J 

• Fi eld Programmable Gate A rray . 

1 

1 

1 

1 

1 

x~~~l T ' l,___, 
y --<l'i 

- cË Îs-, NTA C r : 

FONCTION NON OU 

Z = X, Y Z=-X + Y 

o u 

::1 K Fo>--- Z x~f~K 1 
y ---<r, 

ls-couPE - ëE J 
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boitier 

Pour des raisons de simplification, une nouvelle codification visant les boîtiers plastique a été adoptée depuis fin 
janvier 1977. Voir à ce sujet additif en fin de volume. 

88 

Boîtier IQ 

1 65 
0 16 

□ 36 . 3 2 

35 .05 

"' M 

1.78 ~ ~ 
76 

BROC H E N" 1 
REPEREE AU 
M AROU AGE 

a, 
~ 

M 

0 .3 1 

0 .20 

15 , 7 4 

14 ,98 

DIL céramique 28 broches 

Similai re à : 

SITELESC = F 144 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °cJW 

Rthjc = 10 °cJW 



microprocesseurs 

Carte micro ordinateur PC1500 !microprocesseur 2650). 
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table alphanumérique 

Pages Pages Pages 

AS 1000 98 8X01 102 82S 136 94 

AS 1100 98 8X02 100 82S137 94 
os 2000 98 8X03/ 8X04 102 82S 18 1/ 28 1 103 
HEF472 1 94 8X06 102 1702A 94 
HEF4736 94 8X07 10 1- 102 2 102 94 

KT 9100 98 8X300 103 260 1 94 

KT 9500 98 74 S 182 100 2608 94 

PC 100 1 98 82S09 94- 103 26 11 94 

PC 1500 98 82S10/ 11 94- 103 26 12 94 

PC 2000 98 82S 11 103 2650 92 

PC 3000 98 82S/ 16 103 2 6 5 1 PC! 94 

PL 1000 98 82S23/ 123 94 2652 USRT 95 

PL1000 98 82S100- 101 100 2655 PPI 96 
PL 1100 98 82S1 14/ 124 94 2656 S M! 97 
S M 1100 98 82S116 103 2680 94 
8T26N28 103 82S 11 5/ 215 94 2 704 94 
8T26/ 28/ 34 94 82S126/ 129 94 2 708 94 

8T31 94 82S 129/ 229 103 3000 KT - 100 SK 104 

8T32/33 10 1 82S 130 94 3000 KT - 8080 SK 10 4 

8T35/ 36 10 1 82S 13 1/ 23 1 94 3001 100 

8T95/ 96/ 97/ 98 94 82S 140/ 14 1 94 30 02 99 
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1. microprocesseur MOS (type 2650) 
1. descriptif 

caractéristiques 
traits principaux 

processeur 8 bits - un seul circuit. 
- technologie MOS, Canal N, porte silicium, seuil basse tension, double implantation ionique. 
- une seule alimentation + 5 V. 
- faible consommation : 525 mW maximum. 
- horloge monophasée, compatible TTL. 
- fonctionnement statique : pas de fréquence minimale. 
- fréquence maximale : 1,25 MHz . 
- temps de cycle : 2,4 µ s min. 
- boîtier OIL, 40 broches, standard. (1) 

interfaces 
entrée et sortie compatible TTL - pas de résistances extérieures. 
bus de sortie trois états facilitant les systèmes multiprocesseurs et l'accès direct mémoire. 
interface mémoire et périphérique asynchrone. 
interface directe avec les mémoires standards. 
possibilité d'entrée-sortie série directe. 
possibilités d'entrée-sortie sur 8 bits parallèles. 

architecture 
bus de données 8 bits, bi-directionnel, trois états. 
bus d 'adresse 3 états séparés. 
adressage direct de 32 768 mots possible. 
structure interne 8 bits, parallèle. 
registres généraux de 8 bits, tous adressables. 
pile d'adresses de retour interne de huit niveaux. 
flexibilité et accroissement de la puissance par utilisation d 'un mot d'état interne (PSW). 
un niveau d'interruption vectorisée. 
les sous-programmes d'interruption peuvent être logés en un quelconque endroit de la mémoire. 
additionneur séparé pour un calcul d'adresse rapide. 

jeu d'instructions 
- jeu d'instruction général offrant des possibilités réelles en arithmétique, manipulation de caractères, 

contrôle et entrées-sorties. 
- jeu d'instruction fixe. 

75 instructions. 

92 

8 modes d'adressages possibles. 
indexation avec auto incrément ou aoto décrément possible. 
instruction de un, deux ou trois octets. 
instruction d 'entrées sorties de un ou deux octets . 
test sélectif de bits isolés. 



architecture 

AORO ·A OR14 

brochage 

SENSE 

AOR 12 

ADR 11 

AOH 10 

AOR9 

ADR8 

AOR7 

AO R6 

ADR5 

A DR4 

ADR 3 11 

ADR2 12 

AD R l 13 

ADR O 14 

AO RE N 1$ 

RE SE T 16 

iNîffTTj 17 

A OR14 -0 l ë 18 

AOR l J -E!NE 19 

M / io 20 

I NT A C I< INTREO SIG NA UX 

r• EC HANGE 

39 

38 

37 

36 

3S 

" 33 

2650 
31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

22 

21 

RESET 

FLAG 

vcc 
CLOCI< 

PAUSE 

OPACK 
A'JN 'wiîiî 

INTAC K 

OBUS0 

OBUS l 

DBUS2 

OBUS3 

OBUS4 

OBUS 5 

DBUS6 

DBUS7 

OBUSEN 

OPR EQ 

Rw 
WRP 

GNO 

RUN PAU SE + 5V MA SSE 

DB USO 

1--t-"l oeus, 
1 
1 

1 
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1. microprocesseurs MOS (suite) 

2. composants associés 
a) mémoires 

MDS N 

C MOS 

TTL 

RAM 
2102 
260 1 
26 1 1 
2612 
2680 

1024 x 1 (statique) 
256 x 4 (stat ique) 
256 x 4 (stat ique) 
256 x 4 (statique) 

4096 x 1 (dynamique) 

HEF4721 
HEF 4736 

256 x 4 (statique) 
1024 x 1 (statique) 

82S09 
82S10/ 11 

64 X 9 
1024 X 1 

TTL 

TTL 

PROM (prog rammables par fusib le) 

82S23/ 123 
82S 114 
82S115 
82S126/ 129 
82S 130/ 131 
82 S 136/ 137 
82S 140/ 141 

ROM (programmables par masque) 

M ême configuration que les PROM. 

MOS N 2608 

EROM (reprogrammables) 

MOS N 2704 

b) circuits périphériques et d'interface 
TTL 8T26/ 28/ 34: quadruple transmetteur 3 états 

8T31 : port d 'E/S 8 bits à double bus d 'accès 
8T95/ 96/ 97/ 98 : sextuple butter/ inverseur 3 éta ts 

MOS N 2651 : PCI (Programmable Communication Interface) 

• Interface de communication série 
• Synchrone ou asynchrone 
• Sélection caractère 5 à 8 bits 
• Détection d 'erreurs 
• 16 vitesses d'échange usuelles sélectionn ab les 

(2M Bauds max) 
• E/S compatible TTL 
e Techno logie MOS N 
• Boîtier 28 broches céramique (1) 

2708 

07-Do !SUFFER 
8 ,7 .6 .5 BUS 

2 , 1 ,28 .27 DO NNEE 

RF.SET 2 1 

Ao 12 
LECTURE 

A 1 10 
ECRITURE 

î✓ w 13 

CË ,, 

BRCLK 20 

R x C 25 

DSR 22 

OTA 2 4 

C TS 17 

RT S 23 

DCD 16 

T .cf M T / • 18 

DS C HG 

G NO 4 ----+ 

Vcc 2s ~ 

" MODE 

GF.N . DE 

RYTH ME 

ET 

CO NTROLE 

EMi SS IO N 

BUFFER 

EMI SSIO N 

BUFFE A 

REC EPT 

C:Or-.! TROU: 

AEC :::PT 

32 X 8 
266 X 8 
512 X 8 
256 X 4 
512 X 4 

• 1024 X 4 
512 X 8 

1024 X 8 

512 X 8 
1024 X 8 

15 r x Rov• 

19 TXO 

3 RXD 

14 R x ROY• 

RAZ INTERNE 

• COL L EC T EU R OUVE RT 
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2652: USRT (Universal Synchronous Receiver/ Transmitter) 

• Emetteur/ récepteur synchrone programmable 
• 3 types de procédures gérées : 

BSP (SDLC), BCP, CCP 
• Contrôles séparés émission et réception 
• Bus bidirectionnel 16 bits, 3 états, regroupable 8 bits 
• Vitesse d 'échange 2 MHz 
• E/S compatib les TTL 
e Technologie MOS N 
• Boîtier 40 broches céramique (1) 

IU E"fA 

RlA CI 
IIICl K 

11).1. TRT 

""' · V 

GHC 

IIEGISTRE 
RECEPTION 

c,c 

TEST 

INTEll'Nf. 

"' llf. CEl'HON SE ltlE 

Df' fl 5 

"""' 

IU S 16 III S I IOI FIEC HO,-NEl 

SfNC.COW 
, o,s 

DE lf CIIO"II 
CAFI ACTE llll 

SPECI AL 
ISO 
EIII SSION 

'""' 

::: ~~~ l 
A0 "5 SH 2 J 
H LSI 

n n OP 
TIENA 
TU.Cl 
TlCU 

,,un, 
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1. microprocesseurs MOS (suite) 

b) circuits périphériques et d'interface (suite) 

MOS N 
(suite) 

96 

2655 PPI (Programmable Peripheral Interface) 

• 5 modes opératoires sé lection nables : stat ique, échantilloné, 
bidirect ionnel, sé ri e, compteur 

• Bus de données 8 bits bidirectionnel (2650) 
• 3 ports d 'échange avec 24 bits programmables 
• Temporisateur ou compteur programmable 3 MHz 
• Temps d 'accès cycle ports 300 ns 
• E/ S compatibles TTL 
e Technologie MOS N 
• Boîtier 40 broches cé ramiqu e (1) 

DBC'- 7 

CE R/ W A1 ,0 

BI STABLE BI STABL E 

M ODE 

PORT A 

PA0- 7 

A CCES 

M ODES 

CO MM ANDE 

PORT B 

PB0 - 7 

PO RT C 

PC0 -7 



2656 SMI (System Memory Interface) 

• Circuit mémoire, interface E/S, horloge 
e ROM2Kx8 
e RAM 128 x 8 
• Générateur d 'horloge programmable 
• 8 E/S usage général programmable 

(sélection boîtiers, E/S bidirectionnell es, so rtie seule) 
e Compatible TTL 1, 7-0 P , G , A 

e Technologi e MOS N 
• Boîtier 40 roches céramique (1) 

Â/ W 

H O RL OGE 

SEOUE N CE M ENT 

ET 

H O RLOGE 

CR,STA L R.C . EXT-ERfEU R 

• OPTIO N SO RT IE RA Z • 

A D RESSES 
PO I DS 

FAIBLES 

RAM E 

ADRESSES 
PO I DS 

F Ai BLES 

î î 
1 SV G N O 

128 X 8 

RAM 

RO M 

xij 
x, 
X2 BROC H ES 

XJ M UL Tl• 
X4 

X5 US A GES 

X6 

X7 
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1. microprocesseurs MOS (suite) 
3. outils d'évaluation et de développement 
a) logiciel 
• AS 1000 (assembleur 32 bits) 
• AS 1100 (assembleur 16 bits) 
• SM 1000 (simulateur 32 bits) 
• SM 1100 (simulateur 16 bits) 
• PL 1000 (compilateur 32 bits) 
• PL 1100 (compilateur 16 bits) 
Disponible sous form e de bandes magnétiques ou cartes perforées et sur réseaux temps partagé GE M arklll et 
NCSS 

b) matériel 
cartes et kits 
PC 1001 : carte prototype comprenant : 
• 1 k octets de ROM (avec programme PIPBUG) 
• 1 k octets de RAM 
• 1 oscillateur à quartz 1 MHz 
• 2 interfaces d 'E/ S para llèles 8 bits 
• 1 interface d 'E/S série (TTY 20 mA ou RS 232 ) 

PC 1500 : ca rte prototype reconfigurable compre nant : 
• 1k octets de ROM (programme PIPBUG) 512 octets de RAM 
• 1 horloge à double monostable 
• 2 interfaces d 'E/ S parallè les 8 bits 
• 1 interface d 'E/S série (TTY20 mA ou RS232) 
• 1 circuit imprimé avec possibilités d 'expansion et de reconfiguration mémoire RAM/ RO M/ PR OM 
• Compatible avec DS2000 et PC2000 

PC 2000 : carte d 'extension RAM 4K octets 

PC 3000 : carte machine à écrire« intel ligente » 

KT 9100 : kit d'évaluation comprenant: 
• 1 microprocesseu r 2650 
e 4 RA M 256 x 4 2112 
e 1 PRO M 512 x 8 82S 1 1 5 
• 2 ports d 'E/S 8 bits 8T31 
• 4 quadruples transmetteurs 8T26 

KT 9500 : kit complet permettant d 'assembler la carte PC 1 500 

systèmes 
DS 2000 : système d 'évaluation et de mise au point de programme. 
• Possibilité d 'extension à partir co nnecteur fournissant li gnes d 'adresses, de donnée et de co ntrôle 
• Interface TTY et RS 232 
• 2 ports d 'E/S étendus 
• 2 ports d 'E/S non étendus 
• pas-à-pas pour mise au point programme 
• visualisation des bus d 'adresse et de donnée et des 2 ports d 'E/ S non étendus 
• alimentations + 5V et + 12 V incorporées 
• Fonctionne avec cartes PC 100 1, PC 2000, PC 1 500 

TWIN : système complet autonome de développement et de mise au point de m até ri el et de logiciel , comprenant: 
• ordinateur de déve loppement ( PDC) 
• système double disque souple 
• imprimante ligne 
• te rminal de vi sual isation 
• modu le émulateur (tw ice) 
• carte programmation EPR OM 1702A 
• carte programmation PRO M 82 S 115 
• carte d 'ent rée/ sortie, usa ge généra l 
• câb les divers 
• prog ramme assembleur résident 
• logic ie l système 
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Il. microprocesseurs bipolaires 
1. systèmes microprogrammables 

(microprocesseurs par tranche) 
U.A.L. + registre 

Elément processeur 2 bits N 3002 
Temps de cycle typ 45 ns Génération retenue anticipée 

Masque par le bus K Extension aisée pour mots de 2 n bits 
11 registres généraux 
Accumulateur 

Test non destructif des données dans l'accumula­
teur et la mémoire tampon 

Arithmétiqu e complément à 2 
Logiqu e ET, OU , PAS, NON-O U exc lusif 
Incrément, décrément, décalage gauche/ droit 
Test bit et détecteur de zéro 

( 11 ) 

EA 

5 ) X 

1 6 ) Y 

1 7 ) C O 

1 9 1 L i 

ETAGE DE SORTIE 

RE G I STRE ADRE SSE 

MEMO IRE 

120) 

3 bus d 'entrée 
2 bus de sortie 
Boîtier Dl L 28 broches céramiqu e (1) 
ou plastique (N) 

119) 

ETAGE DE SORTIE l+----------------<>---U (2 3) 

ED 

RE G I STR E 

AC C UMULATEUR 

UNITE ARITHM ETIQU E 

ET LOGIQUE 

C1 ( 10) 

RO I B) 

118 ) C L K 0-----Q 
( 28 ) V CC 0------, 
( 141 G N D 

MU LTIPL EXEUR A M ULTIPLEXEUR B 

( 15) F6 

i 1ô ) F5 

( 17 ) F 4 

12 4) F 3 

127) F2 
( 26) F1 

( 25) FO 

DECODEUR 

FO N CTI O N S 

L ___ _ _ 
M1 Mo 

( 2 1) (22 ) 

RE G I STR ES 
TAMP O N S 
R0 • R9 T 
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Il. microprocesseurs bipolaires (suite) 

contrôle du microprogramme 

unité de contrôle N 3001 

Technologi e TTL Schottky 
Temps de cycle typ 45 ns 
Adressage di rect des mémoi res PROM/ RO M 
bipo laires sta ndard 
512 micro instructions adressables 

~ 

ERA 

EN • 
FCO 

F C 1 

F C 2 

FCJ 

-
- C O NTROLE --, IN O I CATEU ~ 

c ,z 

FI 

LO 

fü 

vcc 
GNO 

A CO 

A C 1 

AC2 

A CJ 

A C 4 

AC5 

A C6 

-

Q---0 

o-----< 

o-----< 

-

-
-

IN D I C o 

: BI STABL E F ~ 

! 

1 

t î 

Séquenceur de microprogramme N 8X02 

• Technologie LS 

• Temps de cycle 50 ns 

• 1024 microi nstructions adressables 

• Branchement N chemins 

• Pile de retour 4 niveaux 

• Automatique 

• Fon ction test et sauts 

• RAZ automatique à la mise sous t ension 

• boîtier 28 broches céramique (1) 

~ 

CO NTROLE 

Latch de programme 4 bits 
3 registres flag 
1 1 fon ct ions de cont rôle d 'adresse 
8 fonct ions de contrôle de flag 
Boîtier OIL 40 broches céramique (1) 

.. "' ,. 
"" " "" " î i î î î î î î î 

SORTI E 

1 ~ SO RTI E LIG N E C OLO NN E 

~ RE G I STRE ADRESSE 

/ 9 

ADRE SSE SUIVA NTE 

( 

1 

--....... 
M EM OIRE w SO RT. _ 

PR 
PR --

(f)o:)f"- (O lt'J ~ l"'l N - 0 
<{ c:( <t<t<t<t <t<t<C <t 

---0 

---0 

---0 

I SE 

PRO 

PR 1 

PR2 

- ,-- - --- -------- - -----, 
EN 1 

121 

1 , , A Cz 
t 28 ) A C 1 

127) A Co 
!25 ) C U( o----i 
{ 22) Vcc 0----1 
1 71 G N O 0-j 

1 
1 
1 

L- - - -

-~~~~....... 10 : 

REG .D. ADRE SSE 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t-o TES T 1261 

1 

' ' 1 

- ------- - - ____ ...., 
~ ~~~ ~~:~~ :! - ---------

générateur de retenue anticipée rapide 74 S 182 (famille logique standard) 
réseau logique programmable (FPLA) 
82S 100/ 101 ( 16 entrées, 48 produits, 8 sorties) 
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2. systèmes à jeu d'instructions fixes 
a) microcontrôleur / interpréteur 8 X 300 

• Décodage/ exécution instruction 16 bits en 
250 ns 
(avec port E/S 8T32/ 33) 

• 8 registres de travail 8 bits 
• Accès par instruction unique à champs de 1, 2, 

3 ... ou 8 bits avec bus d 'E/ S bus séparés pour 
adresse instruction, instruction et E/ S donnée 

STOC KAGI: PROGRAMM E 

• Oscillateur intégré 
e Technologie TTL LS 
e E/S TTL 
• Sorties 3 états sur bus d 'E/S 
• Boîtier 50 broches, céramique (1) 

CO MPA TIBLE 

TTL 

8 K 16 B i T J 

AO• Al 2 

10-115 

HALT 

b) vecteur d'interface 8 bits 8 T 32/33 (synchrone) 
8 T 35/36 (asynchrone) 

• Adresse programmabl e permet de sélectionner 
un vecteur 8 bits parmi 512 sans décodeur 

• double accès bidirectionnel (microprocesseur et 
utilisateur) 

• bus utilisateur à sortie 3 états (8T32/ 36) ou 
collecteur ouvert (8T33/ 35) . 

• Boîtier 24 broches cerdip (F) ou plastique (N) 

• 5V 

WC 
I NT ER· M C LK 

LB 

G ND 

,-.. C01tl"" PlN .- O 
00000000 
::> ::> :,:, ::>::> ::> ::> 

• e CC NN EX,O N 
e UTILISATEU R 

• 

• • 
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Il. microprocesseurs bipolaires (suite) 

3. composants associés 

a) circuits périphériques et d'interface 

générateur controleur de code cyclique 8 X 01 

• Technologie 12 L 
e E/ S TTL 
• Vitesse typique 10 MHz 
• Remise à O et à 1 
• Test configuration SDLC 
• Pondération à droite automatique 
• Boîtier 14 broches plastique (N) 

mémoire FIF0 de synchronisation 8 X 03 - 8 X 04· 

• Technologie 12 L 
• Vitesse typique 10 M Hz 

• E/S TTL (8X04) 

• E/S C M OS (8X03) 

• Lecture/ écriture asynchrones 

• Cascade avec autogénération d 'horloge 

• Consommation totale 420 mW à 10 MHz 

• Boîtier 1 6 broches 

mémoire FIFO (.64 X 8) 8 X 06* 

• Technologie 12 L 
• Vitesse typique 10 MHz 
• Entrée série, sortie série 

entrée parallè le, sortie parallè le 
• Indicateur d 'état 
• Lecture/ écriture asynchrone 
• Sortie 3 états 
• Boîtier 28 broches 

" En développement. Disponibilité prévue: fin 1977. 
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f NTR H A 

H O RL O GE 

E: C RITURE 

EN TRH 8 

E NTREE 
PRl:TE 

RAZ 

RME 

So 
s , 
S2 

ENT REE D ON N EE _ __.r....._...._ _ _,.'------, 

LOG , O U E 

ENTR EE 

ëP 

RAZ 

Vcc 
V JJ 

G N D 

STOC KA GE 16 B i T S 

P OI NTEUR L EC T. EC R 
L OG I O UE I ND I C ATEUR 

STOC KA GE 16 BI T S 

"o . 07 

ER 

LOGIQUE 

SORTIE 

GE N 

IND IC A ­

TEUR 

SO RTIE D O NN EE 

SO RTI E A 

H O RL OGE 

LE C TURE 

SO RT :E B 

SO RT1 E 
PRETE 

1 R 

O R 

INDICATEUR 



mémoire FIFO (64 X 9) 8 X 07 

• Technologie 12 L 
• Vitesse typique 1 0 MHz 
• Entrée parallèle, sortie parallèle 
• Lecture/ écriture asynchrone 
• Indicateur d 'état 
• Sortie 3 états Mii 

• Boîtier 28 broches 

8 T 26 A/28 : quadruple transmetteur 3 états 
8 T 31 : registre 8 bits à 2 bus d'accès bidirectionnels 

b) mémoires standard bipolaires 

RAM 
82S09 (64 x 9) 
82S16 (256x 1) 
82S116 (256x1) 
82S 11 ( 1024 x 1) 

PROM/ ROM 
82S 129/ 229 
82S 114/ 224 
82S131 / 23 1 
82S115/ 215 
82S136 
82S137 
82S181 / 281 

(256 X 4) 
(256 X 8) 
(514x4) 
(512x8) 
(1 024 X 4) 
(1024 X 4) 
(1 024 X 8) 

PL 

LOG I QUE 

U:.C T. 

EC R 

AOD . 

Po 

4. outils d'évaluation et de développement 

a) logiciel : Programme pour le microcontrôleur 8X300 

MCCAP (assembleu r 32 bits) 
Disponible sous forme de bande magnétique et su r réseau temps partagé. 

Do -Ds 

IR 

LOG IQU E 

M EMO IRE OR 
GE N . 

6 4 x 9 1NOI C ATEUR 
IN D I C AT . 

O F 

a,,· o• 
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Il. microprocesseurs bipolaires (suiteJ 

composants associés (suite) 

b) matériel 
cartes et kits 
e 3000 KT 1000 S K 

Kit prototype série 3000 comprenant : 
- 1 3001 
- 4 3002 
- 1 74S182 
- 3 82S 114 
- 1 8T31 

e 3000 KT 8080 S K 
Carte d'émulation du microprocesseur 8080 A 
- 2 à 10 fois plus rapide que 8080 A 
- fonctionnement statique, temps de microcyc le jusqu 'à 150 ns 
- alimentation unique + 5 V 
- exécute toutes les instruct ions du 8080 
- division et multipli ca tion 

microprogramme expansib le 
- horloge simple phase 
- interruption vectorisée dans les 64k mémoire 

e 8X300KT 100 SK- 1 
Carte d 'évaluation du 8X300 comprenant : 

1 interpréteur 8X300 

104 

4 vecteurs d'interfa ce 
2 PROM 82S 115 (512 mots de 16 bits par programme) 

16 interrupteurs 2 positions pour instruct ion manuell e 
8 RAM 82S 116 (256 mots de 8 bits pour m émoire de travail) 
1 horloge à quartz 8 MHz, plus composants divers. 



boitiers 
Pour des rai sons de sim plification, une nouvel le codifi cation visant les boîtiers plastique a été adoptée depuis fin 
janvier 1977 . Voir à ce sujet addit if en fin de vo lume. 

Boîtier IJ 

1 ,65 

0 . 5 1 

0 3i.J ~ 2 2 29 
1 14 

ROCHE N • 1 

REPEREE AU 
MARQUAGE 

11~::]J 
Boîtier 10 

1 14 

Boîtier IW 

1 6!., 

0 76 

18 80 

□ 3 6 . 32 
3 5 .05 

..L~ 
2 . 29 

BROC H E N° 1 
REPEREE A U 
M AR QU A GE 

0 31 

0 20 

~ !J 
7 3 7 

0 ,3 1 

0 .20 

15 , 74 

14 .98 

0 ,3 i 
0.20 

Dl L céramique 16 broches 

Similaire à : 
SITELESC -== F 117 

RESISTANCE THERMIQU E 

Rthja = 80 °C/W 
Rthjc = 20 °C/W 

OIL céramique 28 broches 

Similaire à : 

SITE LE SC= F 144 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 
Rthjc = 10 °C/W 

OIL céramique 40 broches 

Similaire à : 

SITELESC = F 119 

15 , 7 4 

14 ,98 

BRUCHE N 1 REPEREE AU MAR Q UA GE 

- --

□ -
5 1 . 56 
50 29 

.-_ 

C) M 
<t r--

"' <t - -
RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 
Rthjc = 10 °C/W 



boitiers (suiteJ 
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Boîtier « 8X300 » 

1,65 

0 ,7 6 2,29 

BROCHE NO 1 REPERE AU MA RQUAGE 

6 4.00 

63,00 

0 , 3 1 

0,20 

23 n 
22,35 

DI L céramique 50 broches 

1 
1 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 5 0 °C/W max 

Rth jc = 1 0 °C/W max 



interfaces 
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table alphanumérique 

Pages Pages Pages 

DM 7820 11 2 ULN 2003 114 75S1 07 11 2 

DM 7820A 112 ULN 2004 11 4 75S 108 112 

DM 7830 11 2 8T09 11 2 75S207 11 1 

DM 8820 112 8T10 1 12 75S208 111 

DM 8820A 11 2 8T 13 11 2 3207 111 

DM 8830 112 8T 14 112 3207A- 1 111 

DM 8880 111 8T 15 11 2 7 520 111 

os 36 11 11 3 8T 16 11 2 7521 111 

os 36 12 11 3 8T1 8 11 4 7522 111 

os 3613 11 3 8T20 114 7523 1 11 

os 3614 11 3 8T23 11 2 7524 111 

NE 582 111 8T24 11 2 7525 111 

NE 584 111 8T26 11 2 55325 11 1 

NE 585 111 8T28 11 2 554 50B 114 

M C 1488 112 8T30 11 2 55451B 114 

M C 1489 112 8T3 1 11 2 55452 B 114 

MC 1489A 112 8T34 11 2 554 53B 114 

TDA 308 1 11 3 8T37 11 3 55454B 114 

TDA 3082 11 3 8T38 11 3 75324 111 

TDA 3083 11 3 8T80 113 75325 111 

UD N 571 1 11 3 8T90 113 7536 1A 111 

UDN 5712 11 3 8T93/ 94 11 3 754 50B 114 

UDN57 13 11 3 8T95/ 96/ 97/ 98 11 3 754 51B 114 

UDN 57 14 11 3 8T363 114 754 52B 11 4 

ULN 2001 114 8T380 11 3 75453B 114 

ULN 2002 11 4 75454B 114 
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tables d'équivalence 

Na ti ona l RTC. Motorola R.T.C. Tl RTC. 

DM7820 DM7820 M C1455 NE555 SN 7 520 7520 
DM 7830 DM 7830 M C1488 M C1488 SN752 1 752 1 

DM8093 74125 M C1489 MC1489 SN7522 7522 
DM 8094 74126 M C1489A MC1489A SN7523 7523 
DM 809 5 8T95 M C1555 SE555 SN7 52 4 7 52 4 
DM 8096 8T96 M C1710 UA710 SN7 525 7 525 
DM 8097 8T97 M C17 10C UA710C SN29601 8T22/9601 

DM 8098 8T98 M C17 11 UA711 SN52 111 LMl 11 
DM8551 8T10 M C1711C UA711C SN52555 SE555 
DM8820 DM 8820 MC1733 UA733 SN527 10 UA7 10 
DM 8830 DM8830 M C1733C UA733C SN527 11 UA711 
DM 8834 8T34 M C3302 M C3302 SN52733 UA7 33 
DM8836 8T380 MC7520 7520 SN55 182 DM7 820 
DM 8837 8T37 M C752 1 7521 SN 55 183 DM7830 
DM 8838 8T38 M C7522 7522 SN72555 NE555 
DM 8880 DM 8880 M C7523 7523 SN72 710 UA 7 10C 
DM9601 8T22/9601 M C7524 7524 SN727 1 1 UA 71 1C 
0S36 11 DS36 11 M C7525 7525 SN72733 UA7 33C 
0S36 12 0S36 12 M C75107 75S107 SN 74 17 3 8T 10 

0S36 13 DS3613 M C75 108 75S108 SN75 107 75S107 

0S36 14 DS36 14 M C75450 75450B SN75 108 7 5S1 0 8 
LM l 11 LM l 11 M C75451 75451B SN75 12 1 8T 13 

LM1 39 LM1 39 M C75452 75452B SN7 5 122 8T14 
LM 2 11 LM 211 M C75453 75453B SN7 512 3 8T23 

LM239 LM239 M C75454 75454 B SN7 5124 8T2 4 

LM 3 11 LM 3 11 M C960 1 8T22/9 601 SN7 5182 DM8820 

LM 339 LM 339 MLM 1 11 LM111 SN7 5 183 DM8830 
LM 350 75450B MLM211 LM211 SN 7 5188 M C1488 
LM 361 NE529 MLM 311 LM 3 11 SN7 5189 M C1489 
LM 555 SE555 N)N E52 1 NE52 1 SN7 5 18 9A M C1489A 
LM 555C NE555 MNE522 NE522 SN7 52 07 7 5S207 
LM 710 UA710 SN7 5208 7 5S208 
LM710C UA7 10C SN7 54 50B 754 50B 
LM 71 1 UA7 11 SN7 54 5 1B 7 54 5 1B 
LM 711 C UA7 11 C SN7 54 52B 75452 B 
LM 733 UA7 33 SN7 54 53B 7 5453 B 
LM 733C UA7 33C SN7545 4B 7 54 54 B 
LM1 488 M C1488 Fa irchi ld RTC. 

LM1489 M C1489 
LM 1489A M C1489A UA7 10C UA710C 
LM 7520 7520 UA710 M UA 7 10 
LM 752 1 752 1 
LM 7522 7522 

UA7 11 C UA71 1C 
UA7 11M UA711 

Raytheon RTC. 

LM7 523 7523 
LM 752 4 752 4 
LM7 525 7 525 
LM 75 107 75S 107 
LM 75 108 75S 108 
LM7 52 0 7 75S207 
LM 752 08 75S208 
LM 75450 75450 B 
LM 754 5 1 754 51B 
LM7 54 52 754 52B 
LM 7 54 53 7553 B 
LM 7 54 54 754 54B 

UA7 33C UA733C 
UA7 33 M UA7 33 
UA7 34 LMl 11 
UA760 NE529 
752 4 7524 
7525 7525 
96 16 M C1 4 88 
96 17 M C1489 
7 54 50 75450 B 
7 54 50A 754 50A 
7 54 5 1 7 54 5 1 B. 
7 54 51A 7 54 5 1A 
75 4 52 7 54 52B 
754 53 7 5453B 
754 54 75454 B 
8T 13 8T 13 
8T14 8T 14 
8T23 8T23 
8T24 8T2 4 

LM l 11 LMl 11 
LM 3 11 LM 3 11 

RC555 NE555 
RC592 NE592 
RC7 10 UA7 10 C 
RC711 UA711C 
RC733 U.A733C 
RC1488 M C1488 
RC1489 M C1489 
RC1489A M Cl 489A 
RC7 520 7 520 
RC7 521 7 52 1 
RC7 522 7 522 
RC7 52 3 752 3 
RC752 4 7 52 4 
RC7 52 5 7 52 5 
RM 555 SE555 
RM 592 SE592 
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tables par fonctions 

décodeurs pour afficheurs 
Situation Gamme, 

Boiti ers 
Types en Fon ction Temp 

production A B F N 

DM 8880 X Décodeur 7 segm ents pour affi cheur à gaz 80 volts 1 X 

NE 582 X Commande pour affi cheur à diodes é lectrolumin escen-
tes (6 Digits) (si milaire au 7 5432 1 1 X 

NE 584 X Commande de cathode pour affi cheurs à gaz (7 seg- 1 X X 

ments) 

NE 585 X Commande d 'anode pour affi cheurs à gaz 19 digits) 1 X X 

interfaces pour mémoires 

75S207/ X Amp li fi cateur de lecture pour 1 X X 

NE 521 mémoires MOS - Technologi e Schottky 

7 5S208/ X Amplifi ca teur de lecture pour 1 X X 

NE 522 mémoires MOS - Technologie Schot tky 

7520 X Amplifi ca teur de lecture pour 1 X X 

mémoires à tore 

7 521 X Amplifi cateur de lec ture pour 1 X X 

mémoires à tore 

7 522 X Amplifi ca teur de lec ture pour 1 X X 

mémoires à tore 

7523 X Amplifi ca teur de lec ture pour 1 X X 

mémoires à tore 

7 524 X Amplifi ca teur de lec ture pour 1 X X 

mémoires à tore 

7525 X Amplifi cateur de lec ture pour 1 X X 

mémoires à tore 

3207 X Command e d 'horloge pou r 1 X 

mémoires MOS 

3207A- 1 X Commande d 'horloge pour 1 X 

mémoires MOS 

75324 X Ci rcuit d 'ad ressage pour 1 X X 

mémoires à tore 

75325 X Interrupteur de cou rant pour 1 X X 

mémoires à tore 

5 5325 X Interrupteur de cou rant pour M X 

mémoires à tore 

75361A X Commande d'horloge pour 1 

mémoires MOS 

x disponible 
11) 1 0 °C, + 70 °C 

M : - 55 °C, + 125 °C 
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tables par fonctions (suite) 

transmetteurs-récepteurs de ligne 
commande lignes bus 

Situation Gamme (1) Boîtiers 
Types en Fon ction 

production Temp. A B F N 

DM 8820 X Double récepteur de ligne 1 X X 

DM 7820 Alimentation+ 5 V M X 

DM 8820A X Double récepteu r de li gne 1 X X 

DM 7820A Alimentation+ 5 V M 

DM 8830 X Double transmetteur de li gne 1 X X 

DM 7830 Alim entation+ 5 V M X 

MC 1488 X Quad rup le tran smetteur de ligne X X 

(E IA standard N° RS.2 32 C CC ITT V.24) 

MC 1489 X Quadruple récepteur de li gne X X 

EIA standard N° RS .232 C 

MC 1489A X Qu adruple récepteur de li gne X X 

EIA standa rd N° RS.2 32 C 

75S107 X Doubl e récepteur de li gne X X 

technologi e Schottky - Sorti e Totem Pole 

75S108 X Double récepteu r de li gne X X 

Technologie Schottky - Sortie collecteur ouvert 

8T09 X Qu ad rupl e transmetteur X X 

Sorties« 3 é tats » 

8T 10 X Quadruple transmetteur avec X X 

ba scules D - Sort ies« 3 é tats» 

8T 13 X Double transmetteur - So rti es X X 

« Em etteu r Suiveur» - Basse impédance 

8T 14 X Tri ple récepteur - En tré e haute impédance avec hys té -
résis X X 

8T 15 X Double transmetteur - Sorties+ 6 V X X 

à courant constant - Entrées TTL 
( EIA standard RS 2 32 et M IL STD 1 88) 

8T 16 X Doubl e récepteu r - Alimentat ion 5 V X 

Entrées avec hysté résis 
(EIA standard RS 232 et MIL 188) 

8T23 X Double transmetteu r X X 

(IBM 360/3 70) 

8T24 X Triple récepteur X X 

(IBM 360/370) 

8T26 X Qu adruple transmetteu r/ récepteur X X 

Sorties 3 éta ts 
Entrées PNP - Sorties inverseuses 

8T28 X Quadrupl e transmetteu r/ récepteu r X X 

Sorti es 3 états 
Entrées PNP - Sorti es non inversées 

8T30 X Double interface ligne bus TTL/ X X 

ligne bus MOS (Microprocesseu rs) 

8T31 X Interface mi croprocesseu r X X 

8 canaux bidi rectionnels 

8T34 X Quadruple tran smetteur/ récep teur X X 

Entrées avec hystérési s 
Sorties 3 états 

x disponible 
11) 1 0 °C, + 70 °C 

M :-55°C,+ 125 °C 
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Situation Gamme (1) Boîtiers 
Types en Fonction 

production Temp A B F V 

8T37 X Sextuple récepteur 1 X X 

Entrées haute impédance avec hystérésis 

8T38 X Quadruple transmetteur/ récepteur 1 X X 

Entrées avec hystérésis 
Sorties 3 états 

8T80 X Quadruple NAND 2 entrées 1 X X 

Sorties 40 V 

8T90 X Sextuple inverseur 1 X X 

Sorties 40 V 

8T93/ 94 X Sextuples inverseurs 1 X X 

Entrées PNP 
8T94 : sorties co llecteur ouvert 

8T95/ 96 X Sextuples« Butter» 1 X X 

97/ 98 Entrées PN P - Sorties 3 états 
non inverseurs: 8T95/ 97 
inverseurs : 8T96/ 98 

8T380 X Quadruple récepteur 1 X X 

Entrée PN P avec hystérésis 

commande de périphériques 

DS 3611 X Double NAND de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

Temps de propagation : 125 ns 

DS 3612 X Double NAND de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

Temps de propagat ion : 110 ns 

DS 3613 X Double OR de puissance . Sorties 80 V. 1 X 

Temps de propagation : 125 ns 

DS 3614 X Double NOR de pu issance. Sorties 80 V. 1 X 

Temps de propagation: 150 ns 

TDA 308 1 X Réseau de transistors. Emetteurs comm uns M X 

TDA 3082 X Réseau de transistors. Col lecteu rs communs M X 

TDA3083 X Réseau de transistors. Col lecteurs com muns M X 

UDN 5711 X Double NAND de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

Entrées PNP haute tension 

UDN 57 12 déve loppt Double NAND de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

UDN 5713 développt Double OR de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

Entrées PNP haute tension. 

UDN 57 14 développt Double NOR de puissance. Sorties 80 V. 1 X 

Ent rées PN P haute tension. 
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tables par fonctions (suite) 

commande de périphérique (suite) 

Situatio n Ga mme( 1) Boit iers 

Types en Fonct ion 
production Tem p A B F T V 

U LN 200 1 développt Réseau de t ransisto rs Darlington de puissance 1 X 

En trées 30 V. Sort ies 50 V. 

ULN 2002 développt Résea u de transistors Darlington de puissance. 1 X 

Entrées 30 V. So rti es 50 V. 

ULN 2003 développt Résea u de transisto rs Darlingto n de pu issa nce 1 X 

Entrées 30 V. So rti es 50 V. 

ULN 2004 développt Réseau de t ransisto rs Darli ngton de puissance 1 X 

En trées 30 V. Sorties 50 V. 

75450B X Doubl e Na nd + Transisto r Drive r 1 X X 

55450 B Double Nand + Transisto r Drive r M X 

7 5451 B X Double And + Transistor Driver 1 X X 

554 5 1 B Double And + Transistor Driver M 

754 52 B X Double Nand + Transistor Drive r 1 X X X 

554 52 B Double Nand + Transistor Drive r M X 

75453 B X Doubl e Or + Transisto r Driver 1 X X X 

5 5453 B Double Or + Transistor Drive r M X 

75454 B X Double NOR + Transisto r Driver 1 X X X 

55454 B Double NOR + Transistor Driver M X 

divers 

8T18 X Interface à très haute immunité au bru it 1 X X 

Entrée 50 V - Sorti e TTL 

8T20 X M onostable bidirectionne l 1 X X 

Entrée d ifférent ielle 

8T3 63 X Do uble détecteur de passage par zéro 1 X 

(zéro crossing) 
Entrées différent iell es 
Sort ies TTL 

x disponible 

(1) 1 :0°C, + 70°C 
M : - 55 °C, + 125 °C 
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boitiers 
Pour des ra isons de simp lif ication, une nouve ll e cod ificat ion visant les boît iers p lastique a été adopt ée depuis f in 
janvier 19 77. Voir à ce sujet additif en fi11 de vo lume. 

Boîtier A 

19 . 5 m a x 

Boîtiers B et BA 

D 

Boîtier FH 

20 . 32 m a x 

{ 1 . 52 ) 

7 

8 

X 
~ 

E 

E 

;;; 

Suivant type 

L = 2 ,9 - 3,5 
3,4 - 3,9 

Su ivant type 

L = { 2 ,9-3,5 
3,4-3,9 
~ 
1 X 1 

A î. [D1] t 
8 .2 5 
9 .53 

Suivant type 

Z= { 1,27 
2 ,54 D={ 2,9 - 3,5 

3,4 - 3,9 

Dl L plastique 14 broches 

Simi laire à : 
JED EC! EIA = TO 11 6/ MO 00 1 AA 
SITELE SC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °C/ W max 

R1hjc = 80 °C/ W max 

Dl L plastique 16 broches 

Similaire à : 
JEDEC!EIA = MO 001 AC 
SITELESC = F 117 ou F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Boîtier B 
. { Rthja = 160 °c/W max 

Rthjc = 80 °C/ W max 

{ 
Rth· = 85 °c/W max 

Boîtier BA Rth;: = 40 oc/w max 

CER DIP 14 broches 

Similaire à : 
JEDEc/EIA = TO 116/ MO 001 AA 
SITELESC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 95 °c/W 

Rthjc = 27 °<::'/ooW 
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boitiers (suite) 

Boîtier FJ 

20 ,32 m ax 
CX) 

M 

0 

CX) • 

!i r~ rn ~t{ , ~
1 

1 
~ CX) J~, 

7 , 2 _54 I o ~ - . 
16 x 1 .52) ~ o :lt. 10 32 

G)jo _25 4 M)I 1 .27max 
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16 9 

8 

Boîtier FN 

3 2 . 76 m ax 

Boîtier K - Boîtier L 

1 ,,'>~?n • 
9 . 4 m nx 

BOITIER K 

BOITIER L 

1 .0 m ax 

h a uteur 4 .7 m\ 

· hauteur 6 . 6 max 

1 

1 2 

12 . 7 min 

15 ,87 m nx 

1 1 1 1 

CERDIP 16 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA= MO 001 AC 
SITELESC = F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 90 °C/W max 

Rthjc = 25 °C/W m ax 

CERDIP 24 broches 

Si milaire à : 
JEDEC/ EIA = MO 015 AA 
SITELESC = F 118 

tl 1 1 1 

CX) ., 
0 

===t 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/ W m ax 

JEDEC/ EIA = 
SITELESC = 

Rthjc = 1 0 °C/ W m ax 

Cylindre 1 0 broches 
TO 100 

Cylindrique 10 broches 
TO 100 - capot haut 

Boitier K 

TO 100 MO 006 AD 
F 95 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 50 °c/W max 

Rthjc ·= 25 °c/W max 

Boitier L 

M0006AA 
F 133 



Boîtier N 

32 max 

rn •.. ~ -."~-51 _ _._..., 

2.54 (11 < ) 0.53 

[~~~~~~~~~~] 
1 

Boîtier T 

. 
~ 

E 
Ü,86nHlX o_ 

9 . 4 max 

Boîtier V 

8 5 

D 
1 4 

12 

Suivant type 

L = { 2,9-3,5 
3,4 -3,9 

17 . 2 

OIL plastique 24 broches 

Similai re à : 

JEDEC/ EIA = MO 0 15 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °C/W max 

Rth_ic = 50 °C/W max 

Cylindrique 8 broches 
T099 

JEDEC/EIA = TO 99/ MO 002 AL 
SITELESC = F 101 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 150°C/W max 

Rthjc = 25 °C/W max 

OIL plastique 8 broches 

Similaire à : 

SITELESC -= F 116 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °C/ W max 

Rthjc = 80 °C/W max 
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circuits intégrés analogiques 

Equipement automat iqu e de cont rô le sous pointe pour circuits int ég rés linéaires. 
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circuits intégrés analogiques 
série ''professionnels" 

11111111111111 
• • • • 

Boîtiers miniatures 6 , 8, 10, 14 et 16 broches équipant, dans la gamme R.T.C .-SIGNET\CS, un ce rtain nombre de 
circuits intég rés analogiques de la série « Professionnels». 
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aperçu technique 
le procédé D.MOS 

La technologie D-MOS - ou MOS à double diffusion - permet de réaliser des MOS canal N pouvant fonctionner 
jusqu 'à des fréquences de l'ordre de 2 GHz. 

Elle a été brevetée par SIGNETIC en 1972 et industria lisée en 1973. 

Les premiers circuits intégrés D- MOS ont été mis en production en 1975 et se sont étendus en 1976 à tous les 
domaines d 'applications, en particulier dans ceux utilisant les ci rcuits analogiques de la série« Professionnels». 

La longueur L du canal est le paramètre le plus impor­
tant d 'un MOS et conditionne les performances de 
celui -ci et aux fréquences élevées : toute l'ingéniosité 
du D- MOS consiste à la contrôler avec précision. 

Le procédé D- MOS emprunte à la technologie bipo­
laire le principe de la double diffusion pour contrôler 
avec précision la longueur du cana l. Appliqu é aux 
transistors bipolaires, il aboutit à un contrôle très 
serré des épaisseurs de base dans le sens vertical : 
appliqué aux MOS, il donne une précision comparable 
sur cette longueur dans le sens horizontal. C'est ainsi 
que l'on peut former de façon simple et peu couteuse 
des canaux de l'ordre du micron. 
Bien que la longueur du ca nal soit très faible, l'usage 
du D- MOS n'est cependant pas limité aux basses 

I I 

() -yo!d lt\HI 

rldfu..,HHl du 
L,ln<1I 

OUVl'r!IUI' 

de.., rlr ,on~ 

tensions et l'existence entre la sou rce et le drain d 'une 
zone d 'a ppauvrissement pratiqu ement dépourvue de 
charges électriques rend les valeurs des capacités para­
sites ext rêmem ent faibles. 

Technologie 

Les étapes du procédé de fabrication sont schémati ­
sées su r la figure 1 où l'on notera que la première dif­
fusion p comme nce en (b) , lorsque la première ouve r­
ture est faite dans l'oxyde, et que la seconde n+ inter­
vient en (d). 

La figure 2 (voir page su ivante) illustre les différences 
de structure entre un D- MOS et un MOS conven­
tionnel. 

I I. ,-,L~ 
/. /. 

~ (f) 

couche mêtalhque 

rtdluson de'> 
'-,OU /( ,CS 

e t rlralll~ 

ouvtrture 
des poiles 

011yda11on 

µune pane ~auie 1enst0nl 
;: 

(pour disposnds 

drtn l sorce I 't1m 

,,, ~ ":::::;,;::· 
méta1lisa11on 

Figure 1. - Etapes de fabrication du D-MOS. 
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le procédé D.MOS (suite) 
Le canal du D- MOS est constitué par une région très 
étroite prise en sandwich entre deux zones de diffu ­
sions successives de types opposés à travers la même 
ouverture de masque. Ainsi la longueur critique L du 
canal n'est fonction que des temps de diffusion et les 
autres sources d 'erreurs telles que les tolérances sur 
les ouvertures de masques sont éliminées : cette lon­
gueur est contrôlée de la même facon que l'épaisseur 
de base d 'un transistor bipolaire classique . 

Dans un D- MOS, il existe par rapport au MOS conven­
tionnel une zone dopée supplémentaire comprise 
entre la source et le substrat : alors que le MOS clas­
sique ne comporte qu 'une zone active entre la source 
et le drain , le D- MOS en comporte deux bien dis­
tinctes : 

une zone très étroite L dont dépend la vitesse de 
fonctionnement, 
une zone d 'appauvrissement L' dont dépendent la 
tenue en tension et les capacités parasites. 

Principaux avantages du 0-MOS 

Les règles de conception et les procédés de fabrication 
sont pratiquement communs aux deux technologies 
D- MOS et MOS conventionnels : en effet les largeurs 
de métallisation, les ouvertures de masque et les pro­
fondeurs de diffusion sont voisines, ce qui fait que les 
coûts de fabrication sont approximativement les 
mêmes. 

Toutefois, par rapport au MOS conventionnel et, au 
moins, pour une même surface de cristal , le D- MOS 

Coupe d "un M OS conventionnel 

Coupe d 'un D.M OS 

Figure 2 . - Le profil de dopage du 0 - MOS diffère de ce lui du MOS 
conventionnel dans la m esure où il est non uniforme dans la règio n 
ètroite du canal. 
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présente un certain nombre d 'avantages qui provien­
nent de ces deux caractéristiques essentielles : 

la faible longueur de son cana l, cinq fois p lus petite 
que celle du cana l d 'un M OS co nventionnel ( 1 mi­
cron contre 5 microns) : 
la largeur importante de sa zone d 'appauvrissement. 

Les principaux de ces avantages sont résumés ci ­
dessous: 

gain cinq fois plus élevé : 
résistance interne RON cinq fois plus faible , d 'où 
faibles pertes d'insertion en commutation et den­
sité d'intégration plus grande : 
capacité d 'entrée cinq fois plus faible : 
vitesse de commutation vingt-cinq fois plus élevée : 
faible tension de seuil conduisant à la réalisation de 
circuits intégrés simples ou complexes directement 
compatibles avec la logique TTL ou C-MOS : 
fréquence de coupure très élevée permettant des 
applications en UHF/ VHF ainsi qu 'en commutation 
ultra- rapide : 
capacité de couplage drain/porte vingt fois plus 
faibl e: 
commutation« propre» sans transitoires : 
gain et stabilité plus élevés dans les amplificateurs 
linéaires : 
en ajustant correctement la longueur de la zone 
d 'appauvrissement, possibilité d 'obtenir des tran­
sistors pouvant admettre jusqu 'à 300 volts à l'état 
bloqué et constituant la solution idéale pour la com ­
mande d 'afficheurs et les dispositifs de puissance 
en RF. 

oxyde canal 

oxyde 

profil 
de dopage 

p 

substra t 

zone 
cana l d'appauvrissement 

substrat 

- 1 L 1---- l ' 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

11 ----
1 

drain 

dra in 

drain 
région 



table alphanumérique 

Pages Pages Pages 

LF 155 129 NE 511 129 SE 556 133 

LF 156 129 NE 515 129 SE 565 132 

LF 157 129 NE 521 131 SE 566 132 

LF 355 129 NE 522 131 SE 567 132 

LF 356 129 NE 524 131 SE 592 129 

LF 357 129 NE 526 131 TBA 673 133 

LH 2101A 130 NE 529 131 TBA 915 133 

LH 2108 130 NE 531 130 TCA 240 133 

LH 2108A 130 NE 535 130 TCA 520B 130 

LH 2301A 130 NE 536 130 TCA 770 133 

LH 2308 130 NE 555 133 TCA 980 133 

LH 2308A 130 NE 556 133 TDA 1034 130 

LM 101A 129 NE 560 132 TDA4250 130 

LM 107 129 NE 561 132 TDA 1060 132 

LM 108 129 NE 562 132 UA 709 130 

LM 108A 129 NE 565 132 UA 709C 130 

LM 109 132 NE 566 132 UA 710 131 

LM 111 131 NE 567 132 UA 710C 131 

LM 119 131 NE 570 133 UA 711 131 

LM 124 130 NE 571 133 UA 711C 131 

LM 139 131 NE 592 129 UA 723 129 

LM 158 131 SD 5000 134 UA 723C 129 

LM 301A 129 SD 5001 134 UA 740 130 

LM 307 129 SD 5100 134 UA 740C 130 

LM 308 129 SD 5101 134 UA 741 130 

LM 308A 129 SD 5200 134 UA 741C 130 

LM 309 132 SD 5301 134 UA 747 131 

LM 311 131 SD 5600 134 UA 747C 131 

LM 319 131 SE 501 129 UA 748 130 

LM 324 130 SE 510 129 UA 748C 130 

LM 339 131 SE 511 129 75S107 131 

LM 358 131 SE 515 129 75S108 131 

MC 1456 130 SE 526 131 75S207 131 

MC 1458 131 SE 527 131 75S208 131 

MC 1496 133 SE 529 131 78LXXAC 132 

MC 1556 130 SE 531 130 78LXXC 132 

MC 1596 133 SE 532 131 78MGXX 132 

MC 3302 131 SE 535 130 78MXX 132 

N 5596 133 SE 536 130 78MXXC 132 

NE 501 129 SE 550 133 78XX 132 

NE 510 129 SE 555 133 78XXC 132 

79XX 132 
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tables d'équivalence 

NATIONAL RTC. NATIONAL RTC. NATIONAL RTC. 

LH 2101AD LH2101AF LM 309 H LM 30908 LM 7330 UA 733F 
LH 2201AD LH 220 1AF LM 309K LM 3090A LM 733 H UA 733T 
LH2301AD LH 2301AF LM }33CD UA 733CF 

LM 31 10 LM 31 1 F LM 733CH UA 733CT 

LH 21080 LH 2108F 
LH 22080 LH 2208F 
LH 23080 LH 2308F 

LM 311 H LM 3 11T 
LM 311 N LM 311V 
LM 311 N- 14 LM 3 11A 

LM 741 H UA 741T 
LM 741 CH UA 741CT 
LM 741CN UA 741CV 

LH 2108AD LH2108AF 
LH 2208AD LH 2208AF 

LM 3240 LM 324F 
LM 324N LM 324A 

LM 741CN - 14 UA741CA 

LM 7470 UA 747F 
LH 2308AD LH 2308AF LM 3390 LM 339F LM 747 H UA 747T 

LM 101H LM 101T 
LM 101AD LM 101AF 

LM 339N LM 339A 
LM 339AD LM 339AF 
LM 339AN LM 339AA 

LM 747CH UA 747CT 
LM 747CN UA 747CA 

LM 101AH LM 101AT LM 748H UA 748T 

LM 1070 LM 107F 
LM 107H LM 107T 

LM 340K-XX LM 340DAXX 
LM 340T-XX LM 340U -XX 

LM 748CH UA 748CT 
LM 748CN UA 748CV 

LM 1080 LM 108F 
LM 108H LM 108T 

LM 36 1 N NE 529A 
LM 361 H NE 529K 

LM 1458H MC 1458T 
LM 1458N MC 1458V 

LM 108AD LM 108AF 
LM 108AH LM 1 OSAT 

LM 381 N LM 381A 
LM 381AN LM 381AA 

LM 1488J M C 1488F 
LM 1489J MC 1489F 

LM 109H LM 10908 
LM 109K LM 1090A 

LM 382N LM 382A 
LM 387N LM 387V 

LM 1489AJ MC 1489AF 

LM 1496H MC 1496K 

LM 1110 LM 111F 
LM 111H LM 111 T 

LM 555 H SE 555T 
LM 555N SE 555V 
LM 555CH NE 555T 

LM 1558H MC 1558T 

LM 1190 LM 119F 
LM 555C N NE 555V LM 1596H MC 1596K 

LM 119H LM 119K 
LM 565 H SE 565 K LM 2111N ULN 2111A 

LM 1240 LM 124F 
LM 565CH NE 565K 
LM 565CN NE 565A LM 75200 7520F 

LM 1390 LM 139F 
LM 139AD LM 139AF 

LM 566 H SE 566T 
LM 566CH NE 566T 
LM 566CN NE 566V 

LM 7520N 7520A 
LM 752 1 D 7521 F 
LM 7521 N 7521A 

LM 158 H LM 1 58T ou SE 532T 
LM 16 1H SE 529K 

LM 567 H SE 567T 

LM 567CH NE 567T 

LM 75220 7522F 
LM 7522N 7522A 
LM 75230 7523F 

LM 567CN NE 567V 
LM 209H LM 20908 LM 7523N 7523A 
LM 209K LM 2090A LM 709 H UA 709T LM 75240 7524F 

LM 709CH UA 709CT LM 7524N 7524A 
LM 301AD LM301AF LM 709CN UA 709CV LM 75250 7525F 
LM 301AH LM 301AT LM 7 525 N 7525A 
LM 301AN LM 301AV LM 710H UA 710T 

LM 710CH UA 710CT DM 7820J DM 7820J 
LM 3070 LM 307F LM 710CN UA710CV DM 7830J DM 7830J 
LM 307 H LM 307T DM 8820J DM 8820J 
LM 307N LM 307V LM 711H UA 711T DM 8830J DM 8830J 

LM711CH UA 71 1 CT DM 8880J DM ?880J 
LM 3080 LM 308F LM 711 CN UA 711 CV 
LM 308 H LM 308T LM 75450N 75450A 
LM 308N LM 308V LM 723H UA 723L LM 7545 1 N 75451V 

LM 723N UA 723A LM 75452N 75452V 
LM 308AD LM 308AF LM 723CH UA 723CL LM 75453N 75453V 
LM 308AH LM 308AT LM 723CN UA 723CA LM 7 5454N 75454V 
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FAIRCHILD RTC. FAIRCH ILD RTC. FAI RCHI LD RTC. 

LM 101AD LM 101AF UA 709PC UA 709CA UA 747P M UA 747A 
LM 101AH LM 101AT UA 709PM UA 709A UA 748HC UA 748CT 
LM 101 D LM 101 F UA 710DC UA 710CF UA 748 HM UA 748T 
LM 101 H LM 101T UA 7100M UA 71 OF UA 748PC UA 748CA 
LM 1070 LM 107F UA 710HC UA 710CT UA 748P M UA 748A 
LM 107 H LM 107T UA7 10HM UA 710T UA 748TC UA 748CV 
LM 108AD LM 108AF UA 71 1 DC UA 71 1 CF UA 758 PC UA 758B 
LM 108AH LM 108AT UA 7110M UA 711 F 
LM 1080 LM 108F UA 711HC UA 711CT UA 78XXKC 78XXCDA 
LM 108H LM 108T UA711HM UA 711T UA 78XXUC 78XXCU 

UA 723PC UA 723CA UA 78XXK M 78XXDA 
LM 111H LM 111 T 

LM 301AH LM 301AT 
UA 723PM UA 723A 
UA 723HC UA 723CL 

XX = 05, 06 , 08, 12, 1 5, 18, 2 4 

LM 301AN LM 301AV UA 723HM UA 723L 
LM 301AD LM 301AF UA 733HC UA 733CK MC 1458CG MC 1458T 
LM 3070 LM 307F UA 733HM UA 733K MC 1458G MC 1458T 
LM 307H LM 307T UA 740HC UA 740CT MC 1458CP1 M C 1458V 
LM 307N LM 307V UA 740H M UA 740T M C 14 58P1 MC 1458V 

M C 1558G MC 1558T 
LM 308AD LM 308AF UA741HC UA741CT SN 7524J 7524F 
LM 308AH LM 308AT UA741HM UA 741T SN7525J 7525F 
LM 308AN LM 308AV UA 74 1PC UA 741CA SN 75450AJ 75450AF 
LM 308H LM 308T UA 741TC UA 741CV SN 75450AN 75450AA 

LM 308N LM 308V SN 75451AP 75451AV 
LM 3080 LM 308F UA 747HC UA 747CK SN 75452P 75452V 
LM 311H LM 311T 
LM 311N LM 311V UA 747HM UA 747K SN 75453P 75453V 
UA 709HC UA 709CT UA 747PC UA 747CA SN 75454P 75454V 

MOTOROLA RTC. MOTOROLA RTC. MOTOROLA RTC. 

MLM 101AG LM 101AT MC 1596L MC 1 596 F MC 1741CP2 UA 741 CA 
MLM 107 G LM 107T MC 1709CG UA 709CT MC 1741G UA 741T 
MLM 301AG LM 30 1AT MC1709CP1 UA 709CV MC1747CG UA 747CK 
MLM 307G LM 307T MC 1709CP2 UA 709CA MC1747CL UA 747CF 
MC 1310P MC1310A MC 1709G UA 709T MC 1747 G UA 747K 
MC 1357P ULN 2111 A MC 1709L UA 709F MC 1747L UA 747F 
MC 1455G NE 555T MC 1748CG UA 748CT 
MC 1455P1 NE 555V MC 1709P2 UA 709A MC 1748G UA 748T 

MC1710CG UA 710CT 
MC1710CL UA 710CF 
MC1710G UA 710T MC 7520L 7520F 

MC 1456G MC 1456T MC1711CG UA 71 1 CK MC 7521 L 7521 F 
MC 1458G MC 1458T MC 1711CL UA 711CF MC 7522L 7522F 
MC 1458L MC 1458F MC 1711G UA 711K MC 7523L 7523F 

MC 1458P1 MC 1458V MC 1711 L UA 711 F MC 7524L 7524F 

MC 1458P2 MC 1458A MC 1723CG UA 723C L MC 7525L 7525F 

MC 1489AL M C 1489AF MC 1723CL UA 723CF 
MC 1489L MC 1489F 
MC 1496G MC 1496K 

MC 1723G UA 723L 
MC 1723L UA 723F 

MC 1339P PA 239A 

MC 1496L MC 1496EF MC 1733CG UA 733CK 
MC 1555G SE 555T MC 1733CL UA 733CF MC 3302P MC 3302A 
MC 1556G MC 1556T MC 1733G UA 733K M C 3456L NE 556F 
MC 1558G MC 1558T M C 1733L UA 733F MC 3456P NE 556A 
MC 1558 L M C 1558F MC 1741CG UA 741CT MC 3556L SE 556F 
MC 1596G MC 1596K MC 1741CP1 UA741CV MC 3556P SE 556A 
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tables d'équivalence (suite) 

TEXAS TEXAS TEXAS 
INSTRUMENTS RTC. INSTRUMENTS R.T.C. INSTRUMENTS RTC. 

SN 7520J 7520F UA711ML UA 711 A UA 7 11CJ UA 711 CF 
SN 7520N 7520A UA 723A UA 7 1 l CL UA 711CK 
SN 752 lJ 7521 F UA 733 M L UA 723 L UA 711 CN UA 7 11 CA 
SN7 52 1N 7521A UA 733 MJ UA 733F SN 72723L UA 723CL 
SN 7 522 J 7522F UA 733 K SN 72723N UA 723CA 
SN 7522 N 7522A UA 733A SN 72733J UA 733CF 
SN 7523J 7523F UA741 M L UA 741T SN 72733L UA 7 33CK 
SN 7523 N 7523A UA 747 MJ UA 747F SN 72733N UA 733CA 
SN 752 4J 752 4F UA 747 M L UA 747K SN72741N UA741CA 
SN 7524N 7524A UA 747A SN72741L UA 741CT 

UA 748ML UA 748T SN72741P UA 741CV 
SN 7525J 7 525F 
SN 7525 N 7 52 5A 
LM 101AJ LM 101AF 
LM 101AL LM 101AT 
LM 101AJ LM 201AF 
LM 10 1AL LM 201AT 
LM 107J LM 107F 
LM 107L LM 107T 
LM 107J LM 207F 
LM 107L LM 207T 

MC 1556T 
DM 7820F 
DM 7830F 

SN 7230 1AL LM 301AT 
SN 72301AP LM 301AV 
SN 72307L LM 30 7T 
SN 72307J LM 307F 
SN 72307P LM 307V 
SN 72308J LM 308F 

SN 72747J UA 747CF 
SN 72747L UA 747CK 
SN 72747N UA 747 CA 
SN 72748N UA 748CA 
SN 72748L UA 748CT 
SN 72748P UA 748CV 
SN 72771J MC 1456 F 
SN72771L M C 1456T 
SN72771P M C 1456V 

SN 52108J LM 108F 
SN52 108L LM 108T 
SN 52 108AJ LM 108AF 
SN 52108AL LM 108AT 
SN521 11J LM 111 F 
SN52111L LM 11 1T 
SE 55 5L SE 555T 
SN 52555P SE 555V 
MC 1558L MC 1558T 
SN 52 558P MC 1558V 

UA 709M L UA 709T 
TL 710MS UA 7 1 OF 
TL 710M L UA 710T 

UA 710A 
UA 710V 

UA 71 1MJ UA 711 F 

SN 72308P LM 308V 
SN 72308AJ LM 308AF 
SN 72308AL LM 308AT 
LM 311J LM 3 11 F 
LM 31 1 L LM 311T 
LM 3 11N LM 3 11A 
LM 3 11 P LM 3 11V 
NE 555L SE 555T 
NE 555 P NE 555V 
NE 558P MC 1458T 
M C 1458 L MC 1458V 
MC 1458P UA 709CA 
UA 709CN UA 709CT 
UA 709CL UA 710CF 
TL 710TL UA 710CT 

TL 710CN UA 710CA 

SN75182J DM 8820F 
SN75 182N DM 8820A 
SN 7 5 183J DM 8830F 
SN75183N DM 8830A 
SN75188J M C 1488F 
SN75189J M C 1489F 
SN 75 189AJ M C 1489AF 
SN 754 50J 754 50F 

0

SN 754 50N 7 5450A 
SN 75450AJ 754 50AF 
SN 75450AN 75450AA 
SN75451P 7545 1V 
SN 754 5 1AP 7545 1AV 
SN 754 52 P 7 54 52 V 
SN 7 54 53 P 7 5453V 
SN 7 54 54P 75454V 

UA711ML UA 711T TL 710CP UA 710CV SN 76643N ULN 2111A 

PROELECTRON RTC. PROELECTRON RTC. PROELECTRON R.T.C. 

TAA 521 UA 709CT TBC 0747 UA 747K TDE 0119DP LM 219F 
TAA 52 1A UA 709CA TBB 0748 UA 748CT TDB 05 55CM NE 555T 
TAA 522 UA 709T TBB 0748B UA 748CV TDB 05 55 DP NE 555V 
TAA811 LM 201T TBC 0748 UA 748T TDC0555CM SE 555T 
TAA 8 12 LM 101T TB B 1458 MC 1458T TDB 0 556A NE 556A 
TBA 22 1 UA 741 CT TBB 1458B M C 1458V TDB 0 723 UA 723CL 
TBA 22 1A UA741CA TBC 1458 M C 1558T TDB 0723A UA 723CA 
TBA221B UA741CV TDB 0119CM LM 319K TOC 0723 UA 723L 
TBA 222 UA 741T TDB 0119DP LM 319F TDA 1496 M C 1496K 
TBA28 1 UA 723CL TDC0 119CM LM 119K TDB 78XX 78XX CDA 
TBB 0747 UA 747CK TDC0 119DP LM 119F TDB 78XXT 78XX CU 
TBB 0747A UA 747CA TDE 0119CM LM 2 19K TOC 78XX 78XX DA 

XX = 05, 06, 08, 12. 1 5, 18, 24 
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tables par fonctions 
amplificateurs opérationnels 

Situation 
Types en Desc ription 

produ ct ion 

NE 501 X Ampl if icateur Vidéo 
Bande pa ssa nte 3 dB : 14 M Hz 
Facteu r de bruit : 5 dB 

SE 501 X Dissipation : 20 mW 

NE 5 10 X Double étage différentiel avec cont rô le de gain 
SE 510 X Gamme de fréquence : 0 - 1 00 MHz 

NE 511 X Double étage différentiel avec cont rô le de gain 
SE 511 X Gamme de fréquence : 0 - 100 MHz 

NE 5 15 X Amplifi ca teur d ifférentiel 
Ga in : 4 500 

SE 5 15 X Tension d "offset: 0 ,5 mW 

NE 592 X Amplifica teur Vidéo 
SE 592 X Entrée/ so rti e différentielle com pati ble UA 733 

UA 73 3 X Ampl ifi ca teur Vidéo 
Entrée/ sorti e d ifférent iell e 
Bande passa nte 12 0 MH z 

UA 733C X Gain ajustabl e : 10, 100, 400 

amplificateurs différentiels 

LF1 55 développt 

LF 355 développt 

LF 156 développt 

LF 356 développt 

LF 157 développt 
LF 357 développt 

LM 10 1A X 

LM 30 1A X 

LM 107 X 

LM 307 X 

LM 108 X 

LM 308 X 

LM 108A X 

LM 308A X 

x disponibl e 
• 1 0 °C. + 70 °C 

M · - 55 ° C, + 125°C 
M/ 1 : - 25°C, + 85 ° C 

Entrées J - FET 
Tension d 'offset 3 mV 
Courant d 'o ffset 3 pA 

Entrées_J- FET. Tension d"offset 3 mV 
Cou rant d 'offse t 3 pA 
Slew - rate 7 V/:1 s 

Ent rées J- FET. Tension d 'offset 3 mV 
Courant d"offset 3 pA Slew- rate 30 V/ :1 s 

Protect ion contre les courts-circu its 
Tension d 'offset ajustable 
Très large plage de variation de la tension d 'entrée en 
mode co mmun et en mode différentiel 

Compensé en fréquence 
Autres ca racté ri st iques identiques à ce ll es de la fam ille 
LM 10 1A/2 0 1A/301A 

Très fa ibles courants de 
polari sat ion à l'en t rée 
(3 nA pour le LM 108/ 208) 
Très faible couran t d 'a limentation (300 :1 A) 

Tension d 'offset : 0 ,5 mV max 
Courant de po lari sat ion: 3 nA m ax 
Cou rant d 'offset : 0,4 nA 
Cou rant d "a limentat ion :0,3 mA 
Dérivé d"offset garantie : 5 :1V/ ° C 

Boîtie rs 

Temp. (1) A B D F K T V 

1 X X 

M X X 

1 X X 

M X X 

1 X X 

M X X 

1 X X 

M X X 

1 X X X 

M X X 

1 X 

M X X 

M X 

1 X 

M X 

1 X 

M X 

1 X 

M X X 

1 X X X 

M ·x X 

1 X X 

M X X 

1 X X X 

M X X 

1 X X X 
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tables par fonctions (suite) 

amplificateurs opérationnels (suite) 

Situation 
Types en Description 

production 

UA 709 X 

UA 709C X 

UA 740C X Courant de polari sation : 0 , 1 nA 
Entrée et sorti e protégées 
Compensé en fréquence 
Slew rate : 6 V/ 11-s 

UA 741 X Compensé en fréquence 
Tension d 'offse t aju stable 

UA 741C X Protec tion contre les courts-circuits 

UA 748 X Non compensé en fréquence 
UA 748C X Autres carac téri stiqu es identiques à cell es du 

741 / 74 1C 

M C 1456 X Faible courant de polarisa tion : 15 nA 
Faible courant d 'offset : 2 nA 
Tension d 'offse t : 4 mV 
Slew rate : 2 ,5 V/ f1S 
Tension d 'offset aju stable 

MC 15 56 X Compensé en fréquence 

NE 531 X Slew rate : 35 V/ fi s 
SE 531 X Brochage compatibl e avec UA 709, UA 748, LM 101 

NE 535 X Slew rate : 1 5 V/ I'- s 
Compensé en fréquence 
Tension d 'offse t : 2 mV 
Protégé contre les courts-c ircuits 

SE 535 X Tension d 'offset,ajustab le 

NE 536 X Ampli à entrées F.E.T. 
Courant de pol ari sa tion : 5 pA 
Entrées et sorti es protégées 
Compensé en fréquence 

SE 536 X Slew rate : 6 V/ f1S 

TCA 520B X Slew rate : 50 V/ 11- s 

TDA 1034 X Amplificateur opératio nnel 
à très faibl e bruit 

TDA 4250 X Am plifica teur opéra tionnel programmable 
à très fa ible consomm at ion 

amplificateurs opérationnels multiples 

LH 2 10 1A X Do uble LM 10 1A 
LH 2301A X Double LM 30 1 A 

LH 2 108 X Double LM 108 
LH 230 8 X Double LM 308 

LH 2 108A X Double LM 108A 

LH 230 8A X Double LM 30 8A 

LM 124 X Quadruple ampli haute perfo rmances 
Ga in élevé : 100 dB 
Faible consom mation : 1 mW / ampli 
Te nsion d 'alimentat ion : 3 V à 30 V 

LM 32 4 X Très larges excursions des tens ions d'en trées et de so rti e 

x disponib le 
(* ) 1 0 ° C, + 70 °C 

M 55°C, +12 5 °C 
M/ I · 25°C,' + 85 ° C 
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boitiers 

Temp. (1) A B D F K T w 

M X 

1 X X 

1 X 

M X X 

1 X X X X 

M X X 

1 X X X X 

1 X X 

M X 

1 X 

M X X 

1 X X 

M X X 

1 X 

M X 

M/ I X 

M/ I X X X 

M/ I X X 

M X 

1 X 

M X 

1 X 

M X 

M/ I X 

1 X 

M X 

1 X X 



Boîtiers 

Situation 
Types en Description Temp.(1) A B D F K T V 

product ion 

LM 158 X Double ampli hautes performances M X 

Caractéristiques élec triqu es identiques à ce ll es du LM 
124/ 224/ 324 

LM 358 X Brochage compatible avec le M C 1458/ 1558 1 X X X 

MC 1458 X Doubl e UA 741 C 1 X X X X 

M C 1558 X Double UA 741 M X X 

NE 532 X LM 358 1 X X X 

SE 532 X LM 158 M X 

UA 747 X Double UA 741 C M X X 

UA 747C X Double UA 741 1 X X 

comparateurs 

UA 710 X Temps de propagation : 40 ns M X X 

UA 710C X Tension d 'alimentat ion : + 12 V, - 6 V 1 X X X 

UA 711 X Double comparateu r M X X 

Sortie commune 
UA 711C X Caractéristiques élect riqu es ident iques au 710/ 71 OC 1 X X 

LM 111 X Comparateur simple M X X 

Tension d 'alimentation + 5 V 
LM 311 X Sortie sur co llecteu r (40 V, 50 mA) 1 X X X 

LM 11 9 X Double comparateur M X X 

Tension d 'alimentat ion + 5 V 
Temps de propagat ion: 80 s 

LM 319 X Sorties su r co llecteu rs (35 V, 25 mA) 1 X X X 

LM 139 X Quadruple compa rateur M X 

Tension d 'alimentation+ 2 V à+ 36 V 
Faible co nsommation : 1 mW/ Comp. 

LM 339 X Trés larges excursions des tensions d'entrée et de sortie 1 X X 

M C 3302 X Quadruple compa rateur M/ I X 

NE 521 X Double comparateur Schottky ultra- rapid e 1 X X 

Temps de propagat ion : 12 ns/ 15 ns 
NE 522 X Sorties: TTL (NE 521) 1 X X 

co ll. ouvert (NE 522) 

NE 526 X Compa rateur rapid 1 X X 

SE 526 X Temps de propagation : 30 ns M X X X 

NE 527 X Comparateur Schottky ultra- rapide 1 X X 

Temps de propagation: 15 ns 
Sort ies TTL complémentées 

SE 527 X Entrées sur étage Da rlington M X 

NE 529 X Comparateu r Schottky ultra- rapide 1 X X 

Temps de propagation : 10 ns 
SE 529 X Sort ies TTL complémentées M X 

7 5S107 X Double comparateu r Schottky ultra - rapide 1 X X 

75S108 X Sorties: TTL (75S 107) 1 X X 

co ll. ouvert (75S 108) 

75S207 X NE 52 1 1 X X 

75S208 X NE 522 1 X X 
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tables par fonctions (suite) 

régulateurs de tension 

Boitiers 

Sit uation 
Types en Descripti on Temp .( 1) s prod uct ion A B K D DA DB u 

LM 109 X Rég ulateurs de tens ion 5 V M X 

BoitierT0- 5 (DB) 0 ,2 A max X 

LM 309 X Boitier T0- 3 ( DA) 1 A max 1 X 

78 XX X Rég ul ateurs d e tensions f ixes : 5 V, 6 V, 8 V, 1 2 V, 1 5 V, 
18 V, 24 V M X 

78 xxc X 1 A max 1 X 

78 M XX X Rég ulateurs d e tensions f ixes : + 5 V, + 6 V, + 8 V, X 

+ 12 V, + 1 5 V, + 1 8 V, + 24 V M 
78 MXXC X 0 ,5 A m ax 1 X X 

78 LXXAC X Régu lateurs de tensions fi xes : + 5 V, + 6 V, + 8 V, 
+ 12 V, + 15 V, + 18 V, + 24 V 1 X X 

78 LXXC X 0 , 1 A max 1 X X 

78 MGXX en Rég ulateurs de tension ajustab le 1 

déve loppt 0 ,5 A max 

79 XX en Régu lateurs de tension s négatives : 
déve loppt - 5 V, - 6 V, - 8 V, - 12 V, - 1 5 V, - 18 V, - 2 4 V 1 X X 

1 A max 

TDA 1060 X A limentation à découpage 1 X 

UA 723 X Rég ulateur de tension ajustable 2 V à 37 V M X X 

UA 723C X 0 , 15 A max 1 X X X 

boucles à asservissement de phase (P.L.L.) 

Situation 

Types en Description Temp. (1) A B F K N T V 
product ion 

NE 560 X Fréq uence max : 30 MH z 1 X 

Tension d 'a limentation :+ 15 V à + 26 V 

NE 56 1 X Fréq uence m ax: 30 MHz 1 X 

Sortie AM 
Tension d'a limentat ion : + 15 V à+ 26 V 

N E 562 X Fréquence max: 30 MH z 1 X 

Possibil ité d 'i nse rt ion d 'un com pteur entre le V.C.O . et le 
co mparateur 

N E 565 X Fréq uence max : 0 ,5 MHz 1 X X 

SE 565 X Tensions d 'a lim enta t ion : + 5 V à + 12 V M X X X 

NE 566 X Osc il lateur commandé en tension (V.C .O.) 1 X X 

Fréqu ence max: 0 ,5 MHz 
SE 566 X Tensions d 'a limentat ion :+ 10 à + 26 V M X X X 

NE 567 X Décodeur d e tonalité 1 X X 

Fréqu ence max : 0 ,5 MHz 
SE 567 X Tensions d 'alimentation :+ 4 ,5 V à 9 V M X X X 

x di sponible 

1 : 0 °C, + 70 °C 
M : - 55 °C. + 12 5 °C 

M/ 1 ·8 25 °C, + 85°C 
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temporisateurs 

Boitiers 

Situation 
Types en Description Temp. (1) A B D F K T V 

production 

NE 555 X Temporisateur simple 1 X X X 

Fonctionne en monostable non redéclenchable. monosta -
ble redéc lenchable et astable 

SE 555 X Courant de sort ie : ± 200 mA M X X X X 

NE 556 X Double temporisateur équiva lent à 2 NE/SE 555 
SE 556 X Cou rant de sortie : ± 200 mA M X X 

circuits pour télécommunications 

Situation 

Types en 
production 

Description Temp.( 1) A B D F K Autres 

A - M ODULATEURS/ DEMODULATEUR S 
MC 1496 X Modulateur-démodu lateu r équilibré 1 X X 

Excell ente reject ion de porteuse (65 dB à 0,5 MHz) 
MC 1596 X Brochage compat ible Motorola M X X 

N 5596 X MC 1496 - Brochage SIGNETICS 1 X X 

S 5596 X MC 1596 - Brochage SIGNETICS M X 

NE 570 X Amplificateur avec contrôle de gain automatique. Appli ca -
tion type téléphonie M/ I X 

NE 571 X M/ I X 

TAB 101 X Démodu lateu r en anneau M/ I 
Boitier TO-7 4 

TBA 673 X Modulateur-démodulateur en anneau M/ I 
Boit ier TO-7 4 

TCA 240 X Double différentie l à usages multip les M/ I X 

Application type= modulateur, démodulateur 

B - DIVERS 
TBA 915 X Amplificateur AF 0 ,5 W à très faib le consommat ion M TO 74 

Caractéri stiques : voi r ampli. aud io 1 1 

TCA770 X Amplificateur FI/démodulateur FM ( 100-500 kH z) à très 1 1 
faib le consommation 1 X SOT43 
Application type = radiotéléphon es 1 1 

TCA 980 Amplificateur pour combiné téléphoniqu e M 
1 1 

X 

Applicat ion type = remplacement du micro charbon par TO 12 

microphone dynamique 
1 1 
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tables par fonctions (suite ) 

circuits intégrés D.MOS 

Situ at ion 
Types en 

product ion 

SD 5000 X 

SD 500 1 X 

SD 5200 X 

SD 5 100 X 

SD 5 101 X 

SD 53 01 X 

SD 5600 développt 

x di sponible 
11) 1 0°C, + 70°C 

M :- 55°C,+ 125 °C 
M/ 1 : - 25 °C, + 85 °C 
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Desc ription 

Quadruples étages de commande pour multipl exeurs 
analog iques 
Isolement : - 107 dB 
Perte dïnse rtion : 0 ,3 dB 
(3 kH z, 600 ohms) 
Diaphonie : - 107 dB 

Multiplexeurs ana log iques 4 vo ies 
Isolement : - 107 dB 
Pertes dïnsertion : 0 ,3 dB 
(3 kHz, 600 ohm s) 
Diaphoni e : - 107 dB 

M atrice 8X2 
(points de croi sement ) 

M ultiplexeur ana logique 2 voies bifilaire 
avec étages de commande co mpat ibles TTL 

Boitiers 

Temp.(1) 
A B 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 



boitiers 
Pour des raisons de simp lifica tion, une nouvell e codifi ca tion « boîti ers» a été adoptée depu is fin janvier 1977. 

Voi r à ce suj et additif en fin de vo lume. 

Boîtier A 

19 .5 max 

i 1 0 

~ =·~1 
2 .54,., tx --Ll ~ 1 Ul~OJ ~~ 

1 1 ~ ~ j~ o 2!> 4 )-,1 
~ - ---'-----1- 16. , !, 

Boîtiers B et BA 

8 

Boîtier D (S0-8) 

4 . 8 - 5 .0 

ij_ 04S MAX 

Z = { 1,27 
2,5 4 

<1 6 5 . 2 

3 8 4 0 

6 .5 
m itx 

Suivant type 

L 
2 .~ - 3,5 
3.4 - 3,9 

Sui van t type 

o-{ 2,9 - 3,5 
3.4 - 3,9 

DIL plastique 14 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA TO 116/ M O 001 AA 
SITELESC F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 60 °C/ W max 

Rthjc = 80 ° C/ W max 

DI L plastique 16 broches 

Similaire à : 
J ED EC/EIA = MO 0 01 AC 
SITE LE SC = F 11 7 ou F 117 A 

RESISTANCE TH ERMIQUE 

Boîtier B { 
Rthja = 160 °C/W max 

Rthjc = 80 ° C/ W m ax 

{ 
Rth· = 8 5 °C/W max 

Boîtier BA Rth;: = 40 0 C/W max 

miniature 8 broches 

SITELESC = F176 
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boitiers (suiteJ 

Boîtier D (SO-10) miniature 10 broches 

4 . 6 - 5 , 2 

6 ,0 5 6 ,2 5 

SITELESC = F1 77 

il O 45MAX 

Boîtier D (SO-14) miniature 14 broches 

4 6 5 2 

S ITELESC = F1 79 

ilO 4S MAX 

Boîtier D ( SO-16) miniature 16 broches 

4 ,6 5,2 

9 . 8 - 10 .0 

SITE LE SC ~ F1 80 

il O 45 MAX 
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Boîtier DA 

,-, 
a, 
;--." -

Boîtier DB 

7 
Q'<.O , 
>"-""' 
" 

Boîtier FH 

22 .23 mi"l x DIA 

30 .40 29 90 

• 10 -~ 
4 . 19 

0 
N~O 

~ -:::,N 0. 

a:ooLJ __ 

,-

M 

"' 
M 

~ PLAN DE S I EGE 

- 2 14 , 7 
12 . 7 0 

JL~s _ 
0 .51 

8 . 25 fll [IX 

TO 3 

Brochage: 

broche n° 1 = entrée 
broche n° 2 = sortie 
boîtier à la m asse 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA = T03/TO 204 
SITELESC = F 24 A 

Cylindrique 3 broches 
genre TO 39 

Brochage: 

Broche n° 1 entrée 
Broche n° 2 sorti e 
Boîti er à la masse (b roche 3) 

CERDIP 14 broches 

Similaire à : 
JEDEC/E IA = TO 116/ MO 00 1 AA 
SITE LE SC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 95 °C/W 

Rthjc = 27 °C%oW 
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boitiers lsuïteJ 

Boîtier FJ 

C0 X 
0 ~ 

.n E 

16 X 1 .5 2) 

20 . 32 m ax 

7 ' 2 . 5 4 _ _ _,___.__, 
r:.-~~ 

16 

Boîtier FN 

8 

, , x 2.s~1
:....:· 1_::

2~ --11-- 1$jo.2s4K)! Q 
24 

Boîtier K - Boîtier L 

C0 X 
0 ~ 
.n E 

1 0 m ax 

5 .8 

X 

E 
"' 
a, 

no,n 
9 . 4 m ax 

BOIT I ER K h a ut e u, 4 . 7 m~ 

BOITI ER l h a uteur 6 .6 max 

138 

1 

8 . 2 5 
m a x 

1 2 

C 

C0 

" 0 

1 

' 

12 .7 !TIii\ 

15 ,87 m nx 

JEDEO' EIA = 
SITELESC = 

CERDIP 16 broches 

Simi la ire à : 
J EDEO' EIA = MO 001 A C 
SITELE SC = F 11 7 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 90 °0'W m ax 

Rthjc = 25 °0'W m ax 

CERDIP 24 broches 

Similaire à : 
JEDEO' EIA = MO 0 15 AA 
SITELESC = F 11 8 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rt hja = 83 °C/ W max 

Rlhjc = 2 5 °C/ W max 

Cylindre 10 broches 
TO 100 

Cylindrique 10 broches 
TO 100 - capot haut 

Boitier K 

TO 100 MO 006 AD 
F 9 5 

Boitier L 

M0006AA 
F 133 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 50 °c/W max 

Rthjc = 25 °c/W max 



Boîtier N 

Boîtier S 

1.,2 
max 

Boîtier SOT 43 

0 0 

1 
2 
3 

32 m i:l )( 

5,2max 

2max 

1 2 

Suivan t type 

L = { 2,9-3,5 
3.4-3,9 

12,7min 

14 . 1 max 

15 , 3 
17 . 2 

OIL plastique 24 broches 

Simi laire à : 

JEDEC/ EIA = MO 0 15 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °c/W max 

Rthjc = 50 °c/W max 

Plastique 3 broches 

JEDEC! EIA = TO 92 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 180 °c/W 

Miniature 14 broches 
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boitiers (suiteJ 

140 

Boîtier T 

X 

ro 
E 

0. 86 m ax 0 

X 

Ê-,-------j'-f,---.:II+:... 

:!: 
.,; 

9 . 41ll d X 

Boîtier TO 12 

5 ,0 8 

9 . 4 m n x 

Boîtier TO 74 

9 . 4 m nx 

X 
~ 

E 

1 .Q lll i l X -r 
1 

1 

4 , 7 lll i.i >- 12 . 7 11111 1 

<X) .. 
0 1====4 

12 . / 111111 ---

4 ,67 12 .7 ITil tl 

Cylindrique 8 broches 
T099 

JEDEC/ EIA = TO 99/ MO 002 AL 
SITE LESC = F 101 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rlhja - 150° C/W max 

Rth jc = 25 °C/W max 

Cylindrique 4 broches 
TO 12 à hauteur réduite 

Cylindrique 10 broches 
TO 74 à hauteur réduite 



Boîtier U 

Boîtier V 

8 5 

D 
1 4 

Plastique 3 broches 

Similaire à 

JEDEC/ EIA = TO 220 
SITELE SC = F 138 (SOT 78) 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °C/W 

Rthjc = 2 °C/W 

DIL plastique 8 broches 

Si milaire à : 

SITELESC -= F 116 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °C/ W max 

Rthjc = 80 °C/ W max 
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circuits intégrés 
applications "grand public" 

Amplificateur de pu issa nce utili sa nt le nouvea u boîtier SIL 9 (SOT 1 10 A) 
autorisant des puissances de sorti e jusqu'à 6 W . 
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table alphanumérique 

Page Page Page 

CA 3089 151 - 152 TBA 920 155 TDA 1022 149 

LM 381 / 381 A* 148 TBA 970 154 TDA 1023 159 

LM 382* 148 TBA 1440* 154 TDA 1024 159 

LM 387* 148 TDA 1028/ 29 148 

NE/SE 540* 148 TDA 1038 154 

NE 542* 148 TDA 1039 154 

NE 543* 160 TCA 280A 159 TDA 1050 152 

NE 544* 160 TCA 290A 152 TDA 1059B 149- 152- 159 

NE 546* 152 
TCA 420A 15 1 TDA 1059C 149- 152 - 159 
TCA 440* 151 - 152 TDA 1069 149- 160 

SAA 1114 159 TDA 2522 156 

SAA 11142 159 TCA 530 151 TDA 2530 156 

SAF 1031 P 157 TCA 540 154 TDA 254 1 154 

SAF 1032P 157 TCA 640 155 TDA 2560 156 

SAH 220 149 TCA 650 155 TDA 257 1 155 

SAK 140A 160 TCA 660B 156 TDA 258 1 156 

SAK 150 160 TCA 730 148 TDA 2590 155 

SBA 111 5 159 TCA 740 148 TDA 2600 157 

TAA 550 156 TCA 750 151 TDA 26 10 149 

TBA 120S* 15 1- 154 TCA 760B 149 TDA 26 11A 149 

TBA 12ou• 15 1- 154 TDA 1001 152 TDA 2620 157 

TB A 530 155 TDA 1002 148 TDA 2630/ 31 157 

TBA 540 155 TDA 1003 149- 159 TDA 2640 156 

TBA 570A 151 TDA 1004A 149 TDB 1030 157 

TBA 700 151 TDA 1005 152 p. A 758* 152 

TBA 720A 155 TDA 1006 151 - 159 78XXC* 156 

TBA 750A 154 TDA 1009 149 78LXXC* 156 

TBA 890/ 900 154 TDA 1010 149- 152 78MXXC* 156 

• La documentation technique des types suivis d'un astéristiqu e se t rouve dans le recue il de notices tec hniques Signetics. 

145 



symboles utilisés 

B = ban de passa nte 
c à c = crêt e à crête 
d = di sto rsion 
f = fréqu ence 
fe = fréqu ence d 'entrée 

F = fa c teur de b rui t 
Gv = ga in en tension 

Gi = gain en courant 

1 a = couran t d 'alimentat io n 

m = taux de m odulation 
Ptot = pui ssa nce totale d issipée 

Re = résistan ce de cha rge 

ri.dyn = résista nce dynamique intern e 

S, B = signal.b ru it 
T (°C) = tem pé rature amb iante de fonctionnem ent 

T amb= tem pé rature ambi ante 

Va = t ension d 'alim entation 

Ve = tension d 'entrée 

Vs = tensio n de sorti e 

Y21 s= t ransconductance 

Ze= impédance d 'entrée 

Zs = impéda nce de sortie 
:, Vs 
T'T;mb = vari at ion de la t ension de so rtie en foncti on de la t empérature ambi ante 

,; = rappo rt cyclique 

* La désignat ion com merciale comp lète des prod uits est obtenu e en faisant suivre le numéro de type de la - ou des - lettres dés i­
gnant le boit ier lorsqu e ce lle-ci est suivie d 'un astéri sq ue. 
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circuits intégrés pour appareils audio-fréquence 

Récepteur FM - Hi- Fi à recherche automatique de stat ions et préamplificateur-correcteu r stéréophonique utilisant les circuits intégrés 
TCA 420A, TCA 750, TCA 730, TCA 740, TDA 1005 et TDA 1029. 

147 



circuits intégrés pour appareils audio-fréquence (suite) 

Type 

LM 381/ 
LM 381 A 

LM 382 

LM 387 

NE 542 
(en 
déve loppement) 

TCA 730 

TCA 740 

TDA 1002 

TDA 1028/ 
TDA 1029 

NE 540 
SE 540 
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Fonct ion Boitier T (°C) Ca racté ristiques principales à 25 °C 

circuits faible niveau 
Double préamplificateur faible bruit 
Ex.: d'applicat ion: préampl i. RIAA 

Double préamplificateur faible bruit 
Ex . d 'app lica tion : préamp li . RIAA 

Double préamplificateur faible bruit 
Ex. d 'application: préa mpli. R\AA 

Préamplificateur stéréop_honique à faible 
bruit 
Ex. d 'applica tion : préampli . R IAA 

Circuit de commande de volume et d'équi­
librage en continu 
Ex. d 'applicat ion : ensembles stéréo 

Circuit de commande de tonalité en 
continu 
Ex. d 'appl ica tion : ensembles stéréo 

Amplificateur- préamplificateur d' enregis­
trement/lecture avec commande automa­
tique de niveau 
Ex. d 'a pplica tion magnétophone à cas-
settes. 

Commutateurs d'entrées stéréophoniques 
par tension continue. 
TDA 1028 : double commutateur stéréo à 
2 positions 
TDA 1029 : commutateur stéréo à 4 posi­
tions. 
Ex. d 'app lica tion : ensembles stéréo. 

A* 

A* 

V* 

V* 

B 

B 

B 

B 

0+ 70 Va:9à40V 
Gv nom : 160 000 

F IB = 10 kH z: Re = 10 k U) nom : 1,3 dB 
Tension de bruit ramenée à \'entrée 
(Rc=600U : B= 10kHz)max : 

1 f.l Vett pour le LM 381 

0 ,7 f.l Vett pou r le LM 38 1 A 

0+70 Va:9à 40V 

Gv nom: 100 000 
F (B = 10 kHz : Re = 10 k U ) nom : 1,6 dB 
Tension de bru it ramenée à \'en trée 
(Re= 600 U : B = 10 kHz) max : 1,2 f.l Vett 

0+70 Va:9à40V 
Gv nom : 1 60 000 
F (B= 10kHz : Re = 10 k U) nom: 1,6dB 
Tension de bruit ramenée à \'entrée 
(Re= 600 U : B = 10 kHz) max : 1,4 f.l Vett 

- 20 + 60 Va (nom 15 V) : 13,5 à 16,5 V 
Commande devolumeàVe = 100mVett : 

90 dB 
dàVs= 1 VettetVe= 100mVett : 0 ,1 % 
Command e d 'équi librage:± 10 dB 

- 20 + 60 Va (nom 15 V): 13,5 à 16 ,5 

- 20 + 60 

Commande des graves à 40 Hz : > + 15 dB 
Command e des aigus à 15 kH z : > :f 15 dB 
d (à Vs= 1 Vettl: 0 , 1 % 

la: 13,5 mA 
Va (nom 9 V) : 5 à 11 V 
Préamplificateur : 

enreg istrem ent 

Gv à 1 kHz 

Ze 
d à Vs= 500 mVett 
Tension de bruit 

28 dB 
20 kU 
0 , 1 % 

lec ture 

50 dB 
20 k U 
0 ,3 % 

ram enée à \'entrée 0,5 \-' V 0 ,5 f.l V 
Amplificateur d 'enregistrement : 
Gv à 1 kHz : 54 dB 

Zemin: 10 k U 

- 20 + 60 Va: 6 à 23 V 
Gv nom : 0 dB 
Diaphonie nom : 70 dB 
d max = 0 , 1 % 
S/ B (Ve= 300 mV) nom : 90 dB 

amplificateurs de puissance 

Circuits de commande d'étages de puis­
sance (drivers) 
Ex. d 'applica tion : commande d 'amplificateurs 
de fort e puissance amplificateur de pet ite 
pu issa nce. 

L* 0 + 70 
- 55 , +12 5 

NE 540 L 

Va := ±22V 
Gi nom : 90 dB 
Ze nom: 20 k U 
ls nom : ± 100 mA 

SE 540 L 

± 27 V 
100 dB 
20 k U 
.± 150 mA 



Type Fonction Boiti er T (° C) Cara ctéri stiques p rincipales à 25 °C 

amplificateurs de puissance (suite) 

TCA 760 B Amplificateur audio- fréquences 2 W B - 2 ,5, + 125 

TDA 1004 A Amplificateur audio-fréquences 6 W DI L- 16 M/ 1 
Ex. d 'applica tions : auto-rad io. de 

puissance 

TDA 1009 Amplificateur audio-fréquences 2 x 6 W OIL 16 - 25 + 60 
Ex. d 'app licat ions : électrophones et magné- de 
tophones stéréo . puissance 

TDA 1010 Amplificateur audio-fréquences 6 W SIL 9 - 2 5, + 80 
Ex. d 'applica tions : auto-radio . (SOT 11 OA) 

TDA 2610 Amplificateur audio-fréquences 7 W à OIL 16 - 25 , + 80 
régulateur-shunt de 
Ex. d 'applica tions : téléviseurs, électrophones. pui ssance 

TDA 2611 A Amplificateur audio-fréquences 5 W SIL 9 - 25, + 80 
Ex. d 'appl icat ions : so rti e son TV. (SOT 11 OA) 

Va: 5 à 14V 
Ze nom: 15 kU 

Ve (Ps = Ps nom): 10 mV 
Ps (d= 10 %, Vq= 12 V, Re = 8U) 
nom :2,1 W 

Va: 9 à24V 

Ve (Ps = Ps nom) : 20 mVeff 
Ze nom : 20 k U 

Ps (d = 10 % : Va= 14 V : Re = 4 U) 
nom: 6 W 

Va: 5à24V 
Gv nom : 40 dB 
Ze nom: 45 k U 
Ps nom (d = 10 %, Vr = 16 V, Re= 4 U): 
6 W par ca nal 

Va:6à24 V 
Gv nom : 54 dB 
Ze nom : 30 k U 
Ps(d= 10 %, Va = 14V, Rc= 4U) 
nom: 6W 

Va nom: 26 V 
la nom : 300 mA 
Re nom : 15 
Ps (d= 10 % : f= 1 kHz) nom: 

avec régulat ion : 4 W 
sans régulat ion : 7 W 

Ve (Ps= Ps nom) nom: 100 mVeff 

Va: 6à35V 
Ve (Ps= 3 W ) nom : 90 mV 
Ze nom : 4 5 k U 
P s nom (d = 1 0 %." Ve = 2 5 V, Re = 1 5 U ) 
=5 W 

circuits pour instruments de musique 
SAH 220 Générateur de notes pour instruments de 
(en musique électroniques 
développement) Ex. d 'applica tions : orgues électro niques. 

TDA 1022 Ligne à retard pour signaux analogiques 
(BBD) 
Ex . d'applications musique électron ique, 
sono risat ion. 

TDA 1003 

TDA 1059 B et C Régulateur de vitesse 

TDA 1069 Commande d'échelle de diodes. 

B 

B 

0 , +70 Va 1 : 1,5V 
la 1 max : 28 mA 
Va2 max: 12 V 
fe ,( 9MHz 

- 20, + 85 Va nom : - 15 V 

divers 

Fréquence d'horloge : 5 à 500 kH z 
Nombre d 'étages : 5 12 
Temps de retard : 0 ,5 12 à 5 1,2 ms 
Fréquence du signal : 0 à 45 kH z 
Ve nom : 7 Vcàc 
Atténuation nom : 4 dB 

Voir chapitre DIVERS 
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circuits intégrés pour récepteurs radio 

/ 

150 

Electronique d 'un récepteu r auto- radio AM/ FM stéréophonique à lecteu r de cassettes ut ilisant les circuits intégrés: 
TDA 1010 : amplificateur AF 6 W (2 circuits). 
TBA 570 A : récepteur AM/ FM, 
TDA 1059 B : régu lation de vitesse moteur. 



Type Fonction Boitier T (°C) Ca ractéri stiques principa les à 2 5 °C 

récepteurs J M et J M/FM 

TBA 570 A Récepteurs AM (OC - PO - GO)/ FM avec 
étage de commande pour Ps ,,;; 6 W 

TBA 700 

Ex. d"appli ca tions : récepteurs AM et AM/ FM 

Récepteurs AM/ FM avec amplificateur 
AF 1 W 
Ex. d "applicat ions : récepteurs portables AM 
et AM/ FM 

B 

B 

- 20. +125 Va nom :6ou9V 

Ve (S/B = 26 dB) no m : 18 p. V 
la m ax: 14 mA 
d (P5 = 50 mW) m ax : 0 ,5 % 

- 20. +125 Vanom:9V 
la: 15 mA 

Re: 8 U 
Ve (AM) (S/ B = 26 dB) nom : 15 p. V 

Plage de CAG : 72 dB 
Ve (FM ) (à - 3 dB) : 2,2 mV 
P5 (d= 10 %) nom: 1 W 

amplificateurs FI/FM 
TCA 440 

CA 3089 

TBA 120 S 

TBA 120 U 

Récepteurs AM de hautes performances 
0à50MHz 
Ex. d"app licat ions récepteu rs autoradio. 
récepteurs 2 7 MH z. 

Amplificateur-démodulateur FI/ FM de 
hautes performances 
Ex. d"applications récepteurs Hi- Fi , au to-
radios F.M . 

Amplificateur FI démodulateur FM 
Ex. d "appli cations FI son té lévis ion (CCIR) 
radio FM . 

Amplificateur FI démodulateur FM 
M êmes appli cat ions que le TBA 120 S. 

TCA 420 A Amplificateur-démodulateur FI/ FM de 
hautes performances 
Ex. d"appl icat ions : récepteurs Hi-Fi. 

B 

BA* 

A* 

A* 

B 

- 15, +80 Va:4,5à16V 

Ve (S/B = 26 dB)= nom : 7 p. V 

Ve max= 500 mVeff 
Plage de CAG : 100 dB 

- 40, + 85 Va nom : 12 V 

Venom(à - 3dB): 10p.V 
V5 (AF) (pr L F = ± 75 kHz) : 400 mV 
Réject ion AM ( L F = ± 75 kHz, m = 0,3 . 
Va= 100 mV) nom : 55 dB 

- 15, +70 Va:6à 18 V 
fe:0à12 MHz 
Ve nom (à - 3 dB): 30 p. V 
Gv (F I) nom : 68 dB 
V5 (AF) nom: 250 mV 

Commande de volume nom : 70 dB 

- 15. + 70 M êmes ca ractéristiques que le TBA 120 S 
avec, en plu s, entrées et sorti es additionnel ­
les prévues pour utilisation d"appa reil s enre­
g istreu rs 

- 55, + 125 Va nom : 15 V 
Ve (à - 3 dB) nom : 35 p. V 
Gv (FI) nom : 65 dB 

Vs (AF) (pr L f= ± 15 kHz) nom: 11 5 mVeff 
Réject ion AM (pour L t = ± 1 5 kHz ; 

m = 0 ,3; fm = 1 kHz et Ve= 10 mV) 
nom : 50 dB 

stabilisateurs de tensions d'accord 
TCA 530 

TCA 750 

Alimentation stabilisée 30 V, réglable, 
pour diodes d'accord 
Ex. d"app licat ions : récepteurs Hi- Fi . 

Multi-stabilisateur pour accord électro­
nique 
Ex. d"applications : récepteur Hi-Fi à recher­
che automat ique de stations. 

B 

B 

+ 10 . + 60 Ve:47à63V 
V5 : 30 ± 1 V 
L V.j L Tamb = 0 ,5 mV/ °C 

- 25 , + 125 Ve (nom 45 V) ; 26 ,5 à 54 V 

Vs1 :2 1à31V 
15 1 max: 14 ,5 mA 
V5 2 : 7 ,5 à 18V 
ls2 max : 5,5 mA 
Vs3 : 7,5à26V 
15 3 max: 5,5 mA 
Coeffic ient de température : 1 ppm/°C 
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circuits intégrés pour récepteurs radio (suite) 

Type Fonction Boîti er T (°C) Ca rac téri stiques p rincipales à 25 °C 

décodeurs stéréophoniques 
TCA 290 A Décodeur stéréophonique multiplex 

Ex. d'applicat ions: récepteur Hi- Fi . 

T0A 1005 Décodeur stéréophonique à verrouillage 
de phase (PLL) 
Ex . d 'applications : récepteur Hi-Fi . auto radio. 

t• A 758 Décodeur stéréo à verrouillage de phase 
Ex. d'applications : récepteur Hi- Fi . 

B 

B 

B* 

- 30, + 80 Va nom: 15 V 

Ve (Ze ;;, 50 k U) : 1 Vcàc 
Vs (Zs = 5,6 kQ ) : 1 Vett 
Diaphon ie (f = 1 kHz) max : 40 dB 
d (f = 1 kHz : Vs= 1 Vettl : ¾ 0 ,2 % 

- 25 , +125 Va(nom15V) : 8à16,5V 
Diaphonie à 1 kHz : 45 d B 
Réject ion 19 kHz : 35 dB 
Réject ion 38 kHz : 45 dB 
Vs max : 1,1 Veff 
d= 0 ,2 % 

- 40, + 85 Va : 10 à 16 V 
Diaphonie nom (à 1 kHz): 45 dB 
Réject ion 19 kHz nom : 35 dB 
Réject ion 38 kHz nom : 45 dB 
d= 0 ,2 % 

circuits pour auto-radio 
CA 3089 

NE 546 

TCA 440 

TDA 1001 

Voir amplificateurs FI/ FM 

Circuit RF/ FI pour auto- radio AM 
Ex. d'applications : auto- rad io AM 

Voir récepteurs AM et FI/ FM 

Circuit de suppression des parasites en 
réception FM 
Ex . d 'application: auto- rad io stéréo. 

T0A 1005 Voir " décodeurs stéréo " 

TDA1006 Régulateur de vitesse avec arrêt automa­
tique et indicateur d'arrêt 
Ex. d 'applications : lecte ur de cassettes pour 
auto- rad io. 

T0A 1010 Voir " amplificateurs de puissance" 
chapitre Audiofréquences. 

T0A 1050 
(en développe­
ment) 

Circuit RF/ FI pour auto- radio AM 
Ex . d 'applicat ions : auto- radio AM 

T0A 1059 B Voirchapitre " Divers" . 
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A* - 40. + 85 

B 

B - 20, + 70 

B -25 , + 60 

B - 15, + 60 

Va : 9à 15V 
Ve (f= 1 MHz : m = 0 ,3: 

Vs= 500 mV) nom : 2 ,5 p. V 
S/ B nom : 40 dB 

Va (nom 12 V) : 8 à 15 V 

Ve: 1,5 V 

Gv: 0 dB 
Sensibi li té au déclenchement : + 20 mV 
Tension résiduel le d'im puls ion de 

blocage: 1 m Vcàc 

Va nom : 14 V 
ls (moteu r) nom: 200 mA 
ls (i nd icateur d 'arrêt ) min : 40 mA 

Va : 9,5 à 16 V 
Ve (f= 1 MHz: m = 0 .8 : 

Vs= 20 mV) nom : 2 p. V 

S/ B nom : 50 d B 



circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Emetteur utilisant le SAF 1031 P. 
ŒJ000 

~00ŒJ0 
•-Fi➔ 0 

Récepteu r/ décodeur avec SAF 1032 et TDB 1030. 

Système de télécommande par infrarouges pour téléviseur 
Ce systèm e perm et la té lécommande de 8 prog rammes (avec affichage) des vo lumes, saturat ion et lumière, 
arrêt et m ise en route, ain si que d"un silencieux. Il utilise 2 SA F 103 1 P, 1 SAF 1032 P, 1 TDB 10 30. 
1 HEF 4069 et 1 HEF 4 5 11 
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circuits intégrés pour récepteurs de télévision (suiteJ 

Type 

TBA 120 S 
TBA 120 U 

TBA 750 A 

TBA1440 

TCA 540 

TDA 1038 
(en développe­
ment) 

TDA 1039 
(en développ e­
ment) 

TDA 2541 

TBA 890/ 
TBA 900 

TBA 970 
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Fonction Boî tier T (°C) 

circuits FI 
1 

Voir " amplificateu rs FI/ FM " chapitre AUDIO FREQUEN CES 

Amplificateur-démodulateur FI/FM 
Ex. d 'appli cat ion : son té lévision (CCI R) . 

Amplificateur FI vision et démodulateur 
pour sélecteurs à transistors PNP 
Ex . d 'appli cation : récepteurs té lévision 

Amplificateur-démodulateur FI vision avec 
traitement du signal vidéo . 
Ex . d 'appli cat ion : récepteurs té lévision. 

Amplificateur FI vision avec détecteur 
d'enveloppe pour modulation positivé, 
CAG pour tuner PNP ou NPN, préamplifi­
cateur vidéo . 
Ex. d'applica tions récepteur T.V. norm es 
franca ises. 

Amplificateur FI son avec détecteur d'en­
veloppe, CAG , détecteur de CAF. préam­
plificateur audio . 
Ex. d 'applications récepteur T.V., norm es 
franca ises. 

Amplificateur FI vision à grand gain avec 
démodulateur synchrone pour modulation 
négative, CAG et CAF. 
Ex . d'a pplications récepteur T.V., normes 
C.C .I.R . 

B 

BA* 

B 

B 

B 

B 

- 25,+55 

- 25,+70 

- 25,+55 

- 25 , + 60 

- 25 , + 70 

- 25, + 60 

Ca rac téri st iq ues principales à 25 °C 

Va nom : 12 V 
la nom: 30 mA 
Ve (- 3 dB) : 200 p V 

Vs (AF) (pour~ f = ± 1 5 kHz) nom : 2 Vett 
Comm ande de volum e : :;;, 80 dB 

Va: 10,5 à 16V 

Ve nom (Vs = 3 Vcàcl : 500 p V 
B (à - 3 dB) : 7 MHz 
Plage de CA G nom : 55 dB 
1 (CAG) nom : 1 5 mA 

Ve (pour Vs= 3 Vcàcl nom : 70 mVett 
Vs (CAF): 1à11V 
Sensibilité (CAF) (Re= 50 k ll) 

nom : 40 mV/ kH z 
Va nom : 12 V 
la nom : 40 mA 

Va nom: 12 V 
la nom : 30 mA 
Gv (F.\.) nom : 40 dB 

Vs vidéo: 7 Vcàc 
B (- 3 dB) nom : 15 MHz 
Plage de CAG nom : 50 dB 

Va nom : 12 V 
la nom : 20 mA 
Gv (FI) nom : 55 dB 

Vs audio nom : 0 ,5 Ve tt 
Plage de CAG nom : 50 d B 
Tension de sorti e CAF ( .1 F + 50 MHz) 

nom : 0,45Vcàc 

Va nom : 12 V 
la nom : 50 mA 

Ve nom (Vs= 3 Vcàc ) : 100 V 
Vs vidéo nom : 3 Vcàc 
Plage de CAG nom : 63 dB 
Tension de CAF 1 .1 F = + 100 MHz) 

nom : 10 V 

traitement de signal 
Circuits de traitement du signal vidéo­
fréquences (TBA 890 pour sélecteurs à 
transistors NPN ; TBA 900 pour sélec­
teurs à transistors PNP) . 
Ex. d 'appl ication ré cepteurs télévision 
Noir et Bl anc. 

Amplificateur vidéofréquences . 
Ex . d 'appli cation étage de luminance des 
récepteurs télévision couleur. 

B - 25,+80 

B - 20,+40 

Va nom : 12 V 
Ve (vidéo) nom : 2 ,7 V 
Gv (amp li vidéo) no m : 7 dB 
V (CAG FI ) : 1 à 12 V 
V (CAG sé lecteur) : 0 ,3 à 12 V 
Vs (comparateur de ph ase) : 2 à 10 V 
Vs (synchroni sat ion ve rticale) nom : 11 V 

Va max : 15,5 V 

Ve max : 1,6 Vcà c 
Gv nom : 2,4 
Commande de contraste: 1,5 à 4 ,5 V 



Type 

TBA 720 A 

TBA 920 

TDA 2571 

TDA 2590 

TRA 530 

TBA 540 

TCA 640 

TCA 650 

Fonction Boit ier T (°C) Caractéristiques principa les à 25 °C 

synchronisation 
Oscillateur de lignes avec étage à réac-
tance. 
Exempl e d 'appli cation récepteurs té lévi -
si on . 

Séparateur, comparateur et oscillateur de 
lignes. 
Ex. d 'appl ication : récepteurs télévision . 

Oscillateur horizontal et diviseur pour 
synchronisation verticale. 
Ex. d 'app lication : récepteu rs télévision cou-
leur, en conjugai son avec le TDA 258 1. 

Séparateur de synchronisation, compara­
teur et oscillateur de lignes pour com­
mande d'étages de sortie à transistors ou 
thyristors. 
Ex . d'appli cation : récepteurs télévision cou­
leur. 

B 0 ,+60 

B - 20,+60 

B - 25,+80 

B -20 ,+60 

décodage couleur 
Préamplificateur et matrice pour com­
mande des étages de sortie RVB . 
Ex. d 'appl ication récepteu rs PAL ou 
SECAM . 

Régénérateur de sous-porteuse PAL. 
Ex. d 'appli cation : récepteurs PAL et 
PAUSECAM . 

Amplificateur de chrominance 
SECAM/ PAL 

Démodulateur des signaux de chromi­
nance SECAM/ PAL. 
Ex. d'application récepteurs SECAM et 
SECAM/ PAL. 

B - 20,+60 

B - 20,+60 

B - 25,+65 

B - 25,+65 

Va nom : 12 V 
Ve: 2,4à5,3 V 

Vs:+ 8 Vcàc 
Impulsion de sorti e: 40 % du cycle 

Va nom : 12 V 

Ve (vidéofréquences) nom : 3 V càc 
Ve (retour de li gnes) nom : + 1 V 
Impulsion de sorti e: 

1 0 V / 1 00 mA/ 12 à 32 ,, s 

Va: 10 à 13,2 V 
f (osci llateur) : 3 1,250 kHz 
Impulsion de sortie de synchronisation 
hori zonta le: 1 0 V / 20 mA / ;; = 54 % 
Impulsion de sorti e de synchroni sation 
vert ica le: 10 V (Re= 2 k!l) / 170 :,s 
Signal de servi ce : 

- effa ce ment : 3 V 
- sé lec tion de sa lve : 10 V 

Va nom : 12 V 
la nom: 30 mA 

Ve (càc) nom : 3 V 
Impulsion de so rtie: 

- li gnes: 
Vs (càc) nom : 10,5 V 
1 s (moy) nom : 1 00 mA 

-- synchro tra m es: 11 V 
- signa l de servi ce: 

effa cement : + 3 V 
sé lection de salve : + 11 V 

Ve (càc) (V-Y) nom : 0 ,82 V 
{ 

(R -Y) nom : 1,4 V 

(B -Y) nom : 1,78 V 
Y nom : 1 V 

Va nom : 12 V 
la nom : 30 mA 
Gv (par voie) nom : 100 
P101 max : 400 mW 

Va nom : 12 V 
la nom : 33 mA 

Vs réf (R -Y) nom : 1,5 Vcàc 
Vs (CAC) (PAL identifié) : 0 ,2 à 1, 5 V 

(PAL non identifi é) : 4 à 1 1 V 

Va nom : 12 V 

SECAM PAL 

Ve nom 100 
Vs (chroma) nom 2 

40 mVcàc 
0 ,5 Vcàc 

Vs (salve) min 3 
Vs (bascule) nom 3 
V (commutation) min 1 

max 1 

Vanom : 12 V 

SECAM 

Ve (chroma) nom 2 1 O 
Vs(B-Y)nom 1,78 

(R-Y) nom 1,40 
V (commutation) min 

max 1 

3 Vcàc 
3 Vcàc 

12 V 
0 V 

PA L 

55rnVcàc 
1,78Vcàc 
1,40 Vcàc 

7 V 
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circuits intégrés pour récepteurs de télévision (suite) 
Type Fonction Boît ier T (°C) Caractéri st iques principa les à 25 °C 

décodage couleur (suite) 
TCA 660 B Circuit de commande de lumière, con­

traste et saturation pour récepteurs 
SECAM/ PAL. 
Ex. d'app li cation ré cepteurs SECAM et 
SECAM/ PAL. 

T0A 2522 Démodulateur PAL. 
Ex. d'app lication : récepteurs PAL en conju ­
gaison avec TDA 2 560. 

T0A 2530 Matrice RVB avec« clamp ». 
Ex . d'appli cation récepteu rs SECAM et 
SECAM/ PAL. 

T0A 2560 Amplificateur à gain réglable pour signaux 
luminance et chrominance PAL 

TDA 2581 

TDA 2640 

Ex. d'appli cat ion : ré cepteurs PAL en conju ­
gaison avec TDA 2 522 . 

Commande et protection d'une alimenta­
tion à découpage couplée au circuit de 
déviation horizontale . 
Ex. d 'app li cation récepteurs té lévision 
cou leur (avec ou sans TDA 257 1 ). 

Circuit de commande et de prot ection des 
alimentations à découpage. 
Ex. d'app li cation récepteu rs télévi sion 
cou leur. 

B 

B 

B 

B 

- 25,+65 le (lumi nance) nom : 0,7 mA 

Vs (luminance) nom : 3 V càc 
Ve (R-Y) max : 0 ,7 Vcàc 
Ve (B-Y) m ax: 0 ,9 Vcàc 
Vs (R-Y) max : 1,4 V càc 
Vs (B-Y) m ax : 1,8 Vcàc 
Commande de contraste : + 3 à - 20 dB 
Commande de saturation : + 6 à - 20 dB 

- 20,+60 va· nom: 12 V 

Vs (R-Y) min : 2,4 Vcàc 
Vs (V-Y) m in : 1,35 Vcàc 
Vs (B-Y) m in : 3 Vcàc 
Zs (chrominance) : 2 50 ü 

V e (R-Y) : 500 mVcàc 
V e (B -Y) : 3 50 mVcàc 

- 20, + 60 Va nom : 12 V 
Ve (Y) nom : 1 V càc (niveau du noi r 1, 5 V) 

Ve (R -Y) nom : 1,4 Vcàc 
Ve (B-Y) nom: 1,78 V cà c 

Ve (V-Y) nom: 0 ,82 V càc 
Ze (chromi na nce) m in : 100 k !l 

Impul sion de clamp min : 6,5 V 

- 25,+70 Va nom : 12V 

1 e nom : 0 ,2 mAcàc 
Ve (ch rominance) : 4 à 80 mV càc 
Vs (luminance) nom : 3 V càc 
Vs (c;hrominance) nom : 2 , 5 V càc 
Commande de contra ste : min 20 dB 
Commande de saturation : min 20 dB 

alimentation 
B - 25,+80 

B - 25,+65 

Va nom : 12 V 
Ve (référence) nom : 6, 7 V 

Impulsion de sortie de synchronisation: 
nom 1 1,8 V/ max 20 mA/ i; = 98 % 

Va nom : 1 2 V ( 1 0 ,2 à 1 3,8 V) 
V e (référence) nom : 6 ,2 V 
Impulsion synchroni sation : 1 à 1 0 V cr 
Impulsion de so rtie : 

Vs min : 11 ,5 Vcàc 
i; (sortie) : 0 à 90 % 
ls m ax: 20 mAcr 

stabilisateurs de tension 
TAA 550 

78 LXX 

78 MXXC 

78 xxc 
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Stabilisateur de tension pour diodes d'ac­
cord . 
Ex. d"appli cation récep teurs télévision à 
présélec tion . 

Régulateur de tension 0 , 1 A 

Régulateur de tension 0 ,5 A 

Régulateur de tension 1 A 

T0- 18 - 20,+150 
(2 broches) 

S* 0 , + 125 

U* 0 , + 125 

U* 0 , + 125 

la nom : 5 mA 
Vs point rouge: 30 à 32 V 
Vs point jau ne : 32 à 34 V 
Vs point vert: 34 à 35 V 

ri dyn no m : 1 2 ll 

-"Vs! -" Ta m b nom : - 0 , 13 mV/ °C 

Ca ractéri stiq ues : 

Voir rubrique« Régulateurs» 

Chapitre Circu its Intég rés linéa ires, sé ri e Pro­
fessionnelle et Indust riell e. page 132. 



Type Fonction Boîtie r T (°C) Ca racté ristiques p rincipales à 25 °C 

déviation trames 
TDA 2600 Circuit de déviation de trames, classe D Dl L- 1 6 

Ex. d 'appl ication récepteu rs télévision de 
couleur 20 AX. pui ssance 

0 ,+55 Va nom: 37V 
la nom : 380 mA 

1 déviation (surbalayage 6 %) : 3,6 Acàc 

Piot : 4.4 W 
Rth du rad iateu r (ba layage 20 AX) : 8 °C/W 
f de découpage : 1 50 kHz 

commande de programmes 
SAf 1031/P Codeur/ émetteur pour télécommande par 

infrarouges 
Ex. d 'applications : télécommande T.V. 

SAf 1032/P Récepteur/ décodeur pour télécommande 
par infrarouges 

TDB 1030 

TDA 2620 

TDA 2630/ 
TDA 2631 

Ex. d'appl ica tions : té lécommande T.V. 

Commutateur analogique pour 8 program­
mes avec commutateur de bande et en­
trée binaire (sortie SAF1031) 
Ex. d'applications télécommande de pro-
grammes pou r récepteu rs té lévision . 

Commutateur de tension d'accord et d'in­
dicateur de programme. 
Ex. d'appli cation récepteurs té lévision à 
commande par eff leurement. 

Circuits de commande par effleurement. 
Ex. d 'appli ca tion récepteurs té lévision en 
conju gaison avec TDA 2620 

B 

DIL- 18 

N 

B 

B 

- 40, + 85 

- 40, + 85 

0 , + 70 

0,+70 

0 ,+70 

Va nom: 9 V 
Nombre d 'o rdres différents : 32 
Courant de sort ie : min 0 ,4 mA 
Fréquences de l'osci llateu r 
f1 nom : 36 kHz 

Va nom: 9 V 
Sorties SEL : 4 ( 16 prog rammes) 
Sorties BIN : 4 (auxil iaires) 
Sorties UN : 3 (analogiques 85 pas) 
Fréquence de l'oscill ateu r 
fr= 3 ft 

Va1max:36V 
Va2max : 18V 
V su r commutateu r ana logique, max : 36 V 
V sur entrées log iques, max : 18 V 
Dé rive therm ique des comm utateurs, 

nom : 1 5 µ V/ °C 

Va nom : 33 V 
Dérive thermique de chaque 
commutateur : nom 15 µV/ °C 
Ve (commu tateur en service) : 0 à 2 V 
Ve (commutateur hors serv ice) : 10 à 16,5 V 
Vs (sortie sé lectionnée) m ax: 2 ,5 V 
Vs (sortie non sé lectionnée) min : 60 V 

Va nom: 15 V 
la nom : 11 mA 
le (entrée sé lectionnée) min : 500 nA 
le (ent rée non sélectionnée) max : 2 50 nA 
Vs (amp lifi ca teur de sil encieux) max : 1,5 V 
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circuits intégrés divers 

158 

Thermostat électron ique à bande proportionnelle pour chauffage élect rique utilisant le ci rcuit in tégré 
TDA 1023 et le triac BT 139. 



Type Fonction Boîti er T (°C) Carac téristiques pri nc ipales à 25 °C 

régulateurs de vitesse 

TDA 1003 Régulateur de vitesse et oscillateur de 
polarisation et d 'effacement 
Ex. d 'application s magnétophones à cas-

B - 20. + 125 Va (nom 9 V): 3,5 à 12 V 
Régulateur : 

se ttes. 

T0A 1006 Régulateur de vitesse avec arrêt automa- B - 25, + 60 
t ique et indicateur d'arrêt 
Ex. d 'applicat ions : lecteu r de cassettes pour 
auto- rad io. 

T0A 1059 B Régulateur de vitesse pour moteurs à cou- T0- 126 - 25. + 80 
rant continu (SOT-32) 
Ex. d 'applications électrophones, au to-
radios à casse ttes. 

T0A 1059 C Régulateur de vitesse pour moteur à cou- T0- 126 - 25. + 80 
rant continu, version basse t ension (SOT-32) 
Ex. d 'applications magnétophones à cas-
settes portatifs. 

la (moteur) : 30 à 1 50 mA 
Oscillateurs : 
V (polari sa tion) : 16 Vett 

Va nom : 14 V 
ls (moteur) nom : 250 mA 
ls (ind icateu r d 'a rrêt) min : 40 mA 

Ve: 3,3 à 16 V 

Vréf: 1,3 V 
Coeff. multiplicateurs K nom : 9 
J lim . nom. : 0 ,6 A 
Îj lim. nom. : 145 °C 

Ve: 2,5à16V 

Vréf: 1,1 V 
Coeff. multi pl icate ur K : 9 
l lim. nom. : 0,6 A 

commande de triacs 
TCA 280 A Commande de thyristor ou de triac 

Ex. d 'application s : thermostat modulant. 

T0A 1023 Circuit de commande de triac (bande pro­
portionnelle) avec détect eur de passage 
par zéro 
Ex. d 'applications : thermostat modulant. 

T0A 1024 Circuit de commande de t riac par " tout ou 
rien " avec détecteur de passage par zéro 
Ex. d 'applications : thermostat simpl e. 

B - 20, + 80 

B - 20. + 80 

V - 20, + 80 

Va (interne) : 13 à 15 V 
Va (externe) : 11 à 17 V 
15 (impulsion < 300 fl s) crête : 600 mA 

Va max : 16 V 
la moyen : 30 mA max 
Impulsion de sortie: max 400 mA/300 fJ.S 

Va max : 8 V (secteur via rés. ou ca pa.) 
la moyen : 1 0 mA 
Impu lsion de sortie : min 100 mA/200 fl s 

circuits pour horlo œerie 
SA 1114 

SA 1114 Z 

SBA 1115 

Circuits pour pendulette à quartz à aigui l­
les 

Identique au SA 1114, avec sortie ala rm e 
à512Hz 

Circuit pour pendulette à quartz. à ai­
guilles 

V 

V 

V 

- 10 , + 60° Va : 1.2 à 1,7 V 

- 10, + 60° 

la max : 120 fJ. A 
Fréquence quartz = 4 , 1 
Impulsion de sortie : 
du rée t : 31 ,2 5 m s 
Pé riode T : 1 s 

- 20, + 70° Va : 1 à 3 V 

la nom : 50 fJ. A 
Fréquence quartz= 4 , 19 M Hz 
Sorties : 
moteur : 2 sorties co mplémentaires 
T = 0 ,5 Hz : o = 50 % 
alarme F : 5 12 Hz 
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circuits intégrés divers (suite) 

Type 

NE 543 

NE 544 

SAK150 

SAK 140 A 

TDA 1069 

160 

Fonction Boiti er T (°C) Ca ractéri stiq ues principa les à 2 5 °C 

circuits pour télécommande de modèles réduits 
Amplificateur d'asservissement pour télé- K* 
commande proportionnelle 
Ex. d"appl ica tions : télécommande de mo­
dè les rédu it s. asservissements. 

Amplificateur d'asservissement pour télé- A* 
commande proportionnelle à très haute 
linéarité 
Ex. d'applications tél écommand e de mo-
dèles réduits, asservissem ents. 

Circuit de télécommande proportionnelle T0-85 
pour modèles réduits 

0 , + 70 Va = 3,6à6,0V 
V5 (Va = 4 ,8 : Re = 35 0 ) nom : 3.75 V 
15 nom : 280 mA 
Courant de repos (Va= 6 V) nom : 9 ,5 mA 

- 20, + 7 5 Va : 3. 2 à 6 V 
la (repos) nom : 5.5 mA 
V5 (Va = 4.8 V, 15 = 400 mA) 
nom : 3,6 V 

- 20, + 60 Va: 3,5 à 6 V 
15 (1 et 2) (Va = 4 ,8 V) nom : 400 mA 
Courant de repos (Va = 4 ,8 V) : 10 mA 

circuits pour automobiles 
Circuit pour compte-tours automobiles B - 40, + 80 Va: 10à 18V 

Piot (6000 tr/ mn: 15 = 12 mA ; Va= 12 V) 
nom : 130 mW 
Ve > 3,5V 
15 < 50 mA 

commande de diodes électroluminescentes 
Circuit de commande d'échelle de 6 diodes 
électroluminescentes avec commateur in­
tégrateur pour 2 voies 
Ex. d 'applications Vum ètre pour appareils 
aud io, indica teurs d'accord . 

B - 5, + 55 Va nom : 12V 
V5 se uils : 0 ,8 - 1 - 1,25 - 1,54 - 2 V 

Entrées: 2 alternatives, 1 continu e 
Mode d'a ffi chage : spot ( 1 diode) ou rampe 
de diodes (commutable) 
Courant diode : 3 à 20 mA 



boitiers 
Pou r des raisons de simp lifi cat ion , une nouve ll e codifi ca tion visant les boît iers plastiqu e a été adoptée depuis fin 
janvier 1977 . 

Voir à ce su jet additif en fin de vo lume. 

Boîtier A 

19 ,5 m ax 

Boîtiers B et BA 

D 

C 

E 

;;; 
0 ~ 

B 1 II:@ Î ' 
8 .25 

9 .5 3 

Suivant type 

L = ~,9 - 3.5 
j,4 - 3,9 

Suivant type 

L = { 2 ,9-3,5 
3,4- 3 ,9 

Fl 

A 
u ~ u 

8 . 25 
9 .5 3 

Suivant type 

Z - { 1,27 
- 2 ,54 D = { 

Boîtier K - Boîtier L 

"' ., 

BOITI ER X h a 

1 .0 m ax 

ut e ur 4 ,7 m\ 
BOITI ER l hauteur 6 .6 max 

12 ,7 lllln 1 

dimensions en mm 

2 ,9 - 3,5 
3 ,4 - 3,9 

DIL plastique 14 broches 

Similaire à : 
JEDEC/ EIA = TO 116/ M O 001 AA 
SITE LE SC = F 105 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 160 °C/ W max 

Rthj c = 80 ° C/ W max 

DI L plastique 1 6 broches 

Similai re à : 
JEDEC/ EIA = MO 001 AC 
SITELESC = F 117 ou F 117 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Boiti er B { 
Rthja -= 160 °C/ W max 

Rthjc = 80 °C/ W m ax 

Boitier BA Ja { 
Rth· = 85 °C/W max 

Rth jc -= 40 °C/W max 

Cylindre 10 broches 
TO 100 

Cylindrique 10 broches 
TO 100 - capot haut 

Boitier K Boitier L 

JEDEC/ EIA = 
SITELESC = 

TO 100 MO 006 AD 
F 95 

M0006AA 
F 133 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 1 50 °C/W m ax 

Rthjc = 25 °C/W max 
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boitiers csuiteJ 

162 

Boîtier N 

Boîtier S 

1.,2 
max 

1 
2 
3 

32 m a x 

5,2max 

2max 

Boîtier SOT 38 de puissance 

• - - - 21 1Sma , - - • 

12 

~ 
· ~~·:·--.:, 

, ♦ m a , 
- - , 1.2 

--1..._ - ~ -' 
' ·-'0.16 

' ·' 1 ' ',_' - ,Ï i o.i.; -.{, @Ii~-.. · 

_ ,?,,/. 1_ - ·· -- _ .. 1... --~ t.. .. .. 

-- r-

Suivant type 

L = { 2,9 -3,5 
3,4-3,9 

12,7min 

8 t. 7 14 

.. - e2Smo , - • 1 

.. : ~t .. 1 

- ' 1 ' .' 

.... 01') 

.. - [762! ~ • 

... - H~ --- .. 

14 . 1 m ax 

15 , 3 
17 .2 

Oil plastique 24 broches 

Similaire à : 

JEDEC/ EIA = MO 015 AA 
SITELESC = F 118 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 120 °c/W max 

Rthjc = 50 °c/W max 

Plastique 3 broches 

JEDEC!EIA = TO 92 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 180 °c/W 

Dl l 16 plastique avec dissipateur 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthjc = 3 °c/W 



Boîtier SOT-11 OA 

.8' 1.65 

8,5 

9,0 

3,5 

Boîtier TO 18 

TO 18 (2 broches) 

Boîtier TO 74 

9 , 4mrtx 

X 

E 
<X) 

" 0 r=,,~ ==f 
4 .6 7 1 1 2 .7 min 

m ax 

sa~· 

SIL plastique 9 broches 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja ~ 60 °C/W 

Rlhjc O 12 °C/W 

TO 18 (3 broches ) 

1 si~· 12 7"' ·~ 

Cylindrique 10 broches 
TO 74 à hauteur réduite 
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boitiers (suiteJ 

Boîtier TO 85 

1,27 ◄ -----4 ,4 ___., 

►1 r 0, 6 
• 1.0 r 0, 4 

' -c=:: 
:1 r __ , - 1 . .------

2qj 

1 14 13 -
1 1,0 • 

-

C - 3 12 
~ 

- -6,4 - - - - - - - - --

-
1 5 10 ~ -

1 - 6 7 8 
9 ,....:-

- J 1 -

~ r◄ - 6,2-- ~ 
_ 17,5 -- 16, 5 

Boîtier T0-126 {SOT-32) 
2e~· 
C l 

79~• 
, - 1 

N0[~-0 _ ~-
MM __ Q ï 

1 -

1 

-,.,--..... , Jr-rr• - --

,, e c b 

_Jl_(i, osrJl. L_:229 

Boîtier U 

164 

0,4 

' • 
1 

1 

- 1 

- • 

14 broches 

- ~ f◄- - 0,25 

□, 

~ ~ 0,25 

□ 
□ 
□ 

1P 
.. 0,7r4 --- 1,5 ◄-

Plastique 3 broches 

Similai re à : 

JEOEc/ EIA = TO 220 
SITE LE SC = F 1 38 (SOT 78) 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja = 50 °c/W 

Rthjc = 2 °c/W 



Boîtier V 

9 ,6 max 

8 5 

D 
4 

Boîtier XA 

23 .5 lllélX 

. -. ~ 
"' E 

1 

6 .5 r~ 

B 
8 . 25 
9 .5 3 

~ 0 .5 1 111 ,, , • 

"' ..... _Jli i J1ll i1 1 1 ---- : 
~ __j_LIB •I 0 ·38 i l(Dfï .2541@1 

0 .5 3 --

18 10 

9 

Suivant type 

L = ( 2 ,9-3,5 
3,4 -3,9 

6 . 5 
rn ;i X 

DIL plastique 8 broches 

Similaire à : 

SITELESC -= F 116 A 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja - 160 ° C/ W m ax 

Rthjc 80 ° C/ W max 

DI L plastique 18 broches 

Similaire à : 

SITELE SC = F 143 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rthja 160 °c/W max 

Rthj c - 80°c/W max 
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nouvelle codification 
des boitiers plastiques 

ancienne 

A 
A* 
B 
BA 
N 
XA 
XC 
XF 
XL 
V 

appellation 

nouvelle 

N 
N14 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

• Pour dist inguer les types qui peuvent être fournis dans l'une ou l 'autre des versions 8 broches (ex V) ou 14 broc hes (ex A) . 

marquage 

ancien nouveau 

X 
N82S130W XV>o<( 

X N MID 
X CO.-

Lnz 5 

~j§- N82S185J 

5 
x.-

~ 
xo 74301 F 
X ~ U. 
x r--z 

5 Ln 

~Ji 1 ~ 
2501 N 

5 

166 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

1 

xxxx 

1 



ancien nouveau 

~8!> MC1458N 

s xxxx 

X 74LS395F xxxx 
X (/) LL 
X...J~ 
X "Sr M 5 r-.. 

z 

~SI 
1 ~ 1 

SP620N xxxx 

5 

~S! 
1 ~ 

10102F xxxx 

1 5 

~S! 
1 ~ 

7400N xxxx 

1 

Ul 
5 

Xo 

~ 
74170N xxxx 

1 

X r-.. <C 
X ;CD 
X,-.. s LJlZ 

X 

~ 
74S11N xxxx 

1 

X <( 
X(/).,.. 
X ..r .,.. 

Ln~ 5 

~Ji ~ 
N8T90N xxxx 

1 5 
X <( 

~ 
7495AN xxxx 

1 

X 1/) xa,<( 
X~ 

5 LJlz 

XN 21 L02-2W xxxx 
XOCD 
X...JN 
x;;:; 

5 U1 
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marquage (suite) 

ancien 

168 

X 
X 
XM 
XN 

.- CD 
<:I' 
r--
z 

X (.) 
X.-X;: > 
X <t 

U1 ::i.. 

m 
U7 

nouveau 

74123N 

SB 
N82S67N 

5 

l N8T24N 

1 5 

l N9316N 

1 5 
74LS138N 

SA 

NESSSN 

5 xxxx 

pA / LM741CN 

5 xxxx 

pA I LM741N 

5 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
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